


Die vorliegende Ubersicht enthélt in gedréngter Form die wichtigsten Grenz- und Kenn-
daten der in der DDR gefertigten Halbleiterbauelemente.

Dem Anwender soll durch die Ubersicht die Auswahl der jeweils in Frage kommenden Typen
erleichtert werden. Bauelemente, die nur noch fiir Ersatzzwecke vorgesehen sind, wurden in
diese Ubersicht nicht aufgenommen. Wir weisen darauf hin, daB wir uns Anderungen, die
durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

Spezielle Anfragen und Bestellungen sind an das jeweilige Herstellerwerk zu richten.

DaHHbiii KaTanor CoAepPKMT B CHATOR (popme BaXkHellune NpeaenbHbie 3HaYeHUs W napa-
MeTpbl NoNyNpPoBoAHMKOBLIX NPnBopos, Buinyckaemsix B AP,

Monb3ysck MM, MOXHO nerde NPOW3BOAUTL BLIBOP COOTBETCTBYIOLMX TMMOB NPuEOPOE.
MpuBopsl, NpeaycMaTpMBaEMble TONLKO ANS 3aMeHbi, B Katanor He BkntoueHsl, Obpaliaem
Balwe BHMMaHMe Ha TO, YTO Mbl OCTaBnsieM 3a coBoi NpaBo, BHOCUTL M3MeEHeHus, obyc-
naBnMBaemble TEXHUUECKMM NPOrpeccom.

Co Bcemu Bonpocamu M 3aKasaMu Npocum obpalllaThCcsi K COOTBETCTBYIOLLEMY 3aBOAY-
M3roTosuTenio,

Halbleiterbauelemente-Industrie der Deutschen Demokratischen Republik

MpoMbIlUNEeHHOCTb NO NPOM3BOACTBY NONYyNpOoBOAHMKOBLIX NpuGopos
lFepmaHckoi [lemokpaTuueckoi Pecnybnmkm



Typenverzeichnis

Typ Her- Seite
steller
Tun 3aeog- - Crpa-
M3roTo- HMLA
BUTENDb
X A109D HFO 84
A110D HFO 84
A202D HFO 64
A210E HFO 60
A210K HFO 60
A211D HFO 60
A 220D HFO 68
A223D HFO 68
A 225D HFO 68
A231D HFO 72
A232D HFO 72
A240D HFO 74
A241D HFO 74
A244D HFO 66
A 250D HFO 76
A 255D HFO 76
A270D HFO 78
A273D HFO 62
A274D HFO 62
A277D HFO 56
A281D HFO 70
A283D HFO 66
A 290D HFO 70
A 295D HFO . 78
A 301D HFO 58
A 302D RWN 58
A2030H HFO 60
A2030V HFO 60
O Bos8oD HFO 80
O Bo81D HFO 80
O B082D HFO 80
O B083D HFO 80
O B084D HFO 80
X B109D HFO 84
B110D HFO 84
B176 D GWS/HFO 80
B177D GWS/HFO 80
B222D HFO 85
B 260 D HFO 56
B 308 D HFO 64
B 318D HFO 64
O B331G HFO 64
B 340D HFO 95
B341D HFO 95
O B5s55D HFO 54
B 461G HFO 56
B 462 G HFO 56
O B611D HFO 56
O B615D HFO 82
O B621D HFO 82
O B625D HFO 82
O B631D HFO 82
O B635D HFO 82
O B654D GWS/HFO 53
O B761D HFO 82
O B765D HFO 82
O B861 D HFO 82
O B865D HFO 82
O B2761D HFO 82
O B2765D HFO 82
C520D HFO 58
D 100 D HFO/MSN 10
D 103D HFO 10
D 104D HFO 10
D 108 D HFO 10
D 110D HFO 10
D 120D HFO 10
D121 D HFO 10
D 122D HFO 14 -
D123D HFO 14
D126 D HFO 10
D130D HFO 10

00000000000

X XXXXXXXXX

[lepevenn TUNOBBIX 0003HaUEHNI
BbINYCKAEMbIX NONYNPOBOIHHKOBBIX MPHOOPOB

D140D  HFO
D146 C/D HFO®
D147C/D HFO
D150D HFO
D153D 'HFO
D160D  HFO
D172D  HFO
D174D  HFO
D181D  HFO
D191D  HFO .
D192C/D HFO
D193D  HFO
D195D  HFO
D200D  HFO
D201D  HFO
D204D  HFO
D210D  HFO
D220D  HFO
D230D HFO
D240D  HFO
D251D  HFO
D254D  HFO
D274D  HFO
D351D  ZFTM
D555D  ZFTM
D394D  HFO
D410D  HFO
D461D  HFO
D492D  HFO
DLO0OD HFO
DL002D HFO
DL003D HFO
DL004D HFO
DL0O08D HFO
DL010D HFO
DLO11D HFO
DL020D HFO
DLO21 D HFO
DLO30D HFO
DL074D HFO
E100D  HFO
E103D  HFO
E104D  HFO
E108D  HFO
E110D  HFO
E120D  HFO
E121D  HFO
E126D  HFO
E130D  HFO
E140D  HFO
E146 C/D HFO
E147C/D " HFO
E150D  HFO
E153D  HFO
E160D  HFO
E172D  HFO
E174D  HFO
E191D  HFO
E192C/D HFO
E193 D HFO
E195D  HFO
E204D  HFO
E351D  ZFTM
E555D  ZFTM
E412D  HFO
GD160  MSN
GD170  MSN
GD175  MSN
GD180  MSN
GD240  MSN
GD241  MSN
GD242  MSN
GD243  MSN
GD244  MSN
GF145  MSN
GF147  MSN

O L1ocC WF

10
12
12
10
10
10
12
12
10
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
54
54
18
16
18
18

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
54
54
17

103
103
103
103
103
103
103
103
103

103
103

88

XX

MB:101
MB 104
MB 110
MB 111
MB 132

SA 403

"SA 412

SA 418

SAL 41
SAL 43
SAL 45

SAM 42
SAM 43
SAM 44
SAM 62
SAM 63
SAM 64
SAM 65

SAY 12
SAY 16
SAY 17
SAY 18
SAY 20
SAY 30
SAY 32
SAY 40

_SAY 42

SAY 73

SAZ 54
SAZ 61

SAZT1

SC 236
SC 237
SC238
SC 239
SC 307
SC 308
SC 309

SCE 237
SCE 238
SCE 239

SD 168
SD 335
SD 336
SD 337
SD 338
SD 339
SD 340
SD 600
SD 601
SD 602
SD 802
SD 812

SF 016
SF 018
SF 116
SF 117
SF 118
SF 119
SF 126
SF127
SF 128
SF 129
SF 136
SF 137
SE 225
SF 235
SF 240
SF 245
SF 357
SF 358
SF 359
SF 369

WEF
WF
WF
WF
WF

FWE
FWE
FWE

FWE
FWE
FWE

FWE
FWE
FWE
FWE
FWE
FWE
FWE

WF
WF
WF
WF

MPM
MPM
MPM

MPM

WF

WF
WF
WF

MSN
MSN
MSN
MSN
MSN
MSN
MSN

MSN
MSN
MSN

GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS

HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
HFO
MSN
MSN
MSN
MSN
MSN
MSN
MSN
MSN

94
94
94
94
94
106
106
106

108
108
108

108
108
108
108
108
108
108

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106

107
107
107

96
96
96
96
96
96
96

96
96
96

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97

197

97
97
101
101
101
101

@)

XX

SFE 235
SFE 245

SM 103
SM 104

SMY 50
SMY 51
SMY 52
SMY 60

SP 101
SP 102
SP 103
SP 105
SP 201
SP211

SS 106
SS 108
SS 109
SS125
SS 126
SS 200
SS 201
SS 202
SS 216
SS218
SS 219

SSE 216
SSE 219

SSY 20
ST 103

SU 160
SU 161
SU 165
SU 167
SU 169

SY 170
SY 171
SY 180
SY 180/A
SY 185
SY 320
SY 330
SY 345
SY 35t
SY 360

SZ 600

SZX 18
SZX 19
SzX 21

SZY 20
SZY 21
SZY 22
SZY 23

U101 D
U102D
U103D
U104 D

C
<)
a
O
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cccccccocccccc
DON = = = =
lviviviehujviviviviviviv]
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MSN 97

MSN 97

FWE 102
FWE 102
FWE 102
FWE 102
FWE 102
FWE 102
WF 86
WF 86
WF 86
WF 86
WF 86
WF 86
HFO 98
HFO 98
HFO 98
HFO 98
HFO 98
MSN 98
MSN 98
MSN 98
MSN 98
MSN 98
MSN 98
MSN 98
MSN 98
HFO 98
WF 113
GWS 99
GWS 99
GWS. 99
GWS

GWS 99
MSN 110

MSN 110

GWS 110

GWS 109
GWS 112

GWS 110

GWS 112
GWS 112

GWS 110
GWS 111

GWS 105
WF 104
WF 104
WF 104
WF 108
WEF 108
WF 108
WF 108
FWE 24
FWE 24
FWE 24
FWE 24

FWE 24,102
FWE 24
FWE 24
FWE 24
FWE 24
FWE 26
FWE 24
FWE 48
FWE 48
FWE 26
FWE 26
HFO/FWE 43
FWE 47

99



Typenverzeichnis

Typ Her- Seite U 805D

steller U 808D

Tun 3aeog- Crpa- 8 ggg B

u3roto- Huya U 825G

BMTENb U826 G

U 855D

U225D FWE 47 U 856 D

U253D FWE 43 U 857D

U256C ZFTM 44 U 880D
uU3nb FWE 24 O U 4001 D
U 352D FWE 24 O U411 D
U 401D FWE 42 O U4012D
“U402D FWE 42 O U4013D
U501 D FWE 44 O U4015D
Us05D - FWE 45 O U4023D
U551 D FWE 46 O U4027D
U552 D FWE 46 O U4028D
U 555D ZFTM 46 O U4030D
U705D FWE 50 O U4035D
U 706 D FWE 50 O U4a042D
U 708D FWE 51 O U4050D
u710D FWE 49 O U 4093D
U711 D FWE 49 O U 4098 D

\

X Nicht fiir Neuentwicklungen
QO in Entwicklung

Hersteller-Verzeichnis

HFO
GWG
GWS

MSN

VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

llepeyenb THIOBLIX 0003HaYEHHi
BbINYCKaEMBbIX NONYNPOBOXHUKOBBLIX NPHOOPOB

FWE
FWE
ZFTM
ZFTM
HFO
HFO
FWE
FWE
FWE
FWE
FWE
FWE
FWE
FWE

FWE
FWE
FWE
FWE
FWE
FWE
FWE
FWE
FWE

Leitbetrieb im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Gleichrichterwerk GroBrdschen
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Mikroelektronik ,,Anna Seghers” Neuhaus

im VEB Kombinat Mikroelektronik

52
26
36
37
38
40
30
32
34
28
22
22
22
22
22
22
22
22

22

22
22
22
22
22

vVQ 110 WF
vaQ 120 WF
VQA10 WF
VQA13  WF
VQA13-1 WF

O VQA 14 WF
O VQA 16 WF
O VGA 17 WF
O VQA 18 WF

VQA 23 WF

VQA23-1 WF
O VQA 24 WF

O VQA26  WF
O VQA27 WF
O VQA28  WF

VQA33  WF
O VQA31  WF
O VQA36  WF
O VQA37  WF
O VQA38  WF
O VQA16  WF
O VQA47  WF

X He ANs HOBbIX KOHCTPYKUMIH

O 8 cragumn paspaboTtin

87
87

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

VQB 37 WF 92
X VQB 71 WF 92
X VQB 73 WF 92
O vQci1o WF 92
O VQE 21 WF 92
O VQE22 WF 92
O VQE23 WF 92
O VQE24 WF 92
Silizium- GWG
freiflachen-
gleichrichter 110
BeckoprnycHbie GWG
BbINPAMUTENM 110
Selen- GWG
Bauelemente 110...117
CeneHosbie GWG

npubopsl

110...117

Cnucok 3aBO0OB-H3IOTOBHTENEH

FWE VEB Funkwerk Erfurt

im VEB Kombinat Mikroelektronik

MPM VEB Mikroelektronik ,Wilhelm Pieck"” -Miihlhausen
im VEB Kombinat Mikroelektronik

WF VEB Werk fir Ferrsehelektronik Berlin
‘im VEB Kombinat Mikroelektronik

ZFTM VEB Zentrum fiir Forschung und
Technologie Mikroelektronik



Kurzzeichen

ADS
Auav

Ayvy
aam
an

ao
asmM

ESG!

I8R)

leav
lceo

wirksame Fléchen
Ausgang

mittleres Dunkelsignal
Spannungsverstdrkung
des Aufnahmeverstérkers
Spannungsverstdrkung

. des Vorverstérkers

AM-Unterdriickung
Fremdspannungsabstand
Oberwellenunterdriickung
Monobalance
Trégerunterdriickung

‘Ubersprechddmpfung

BootstrapanschluB
SubstratanschluB
Ausschaltinduktion
Einschaltinduktion
Bildtréger/Tontréigerverhdltnis
Videobandbreite

Breite
Gehdusekapazitat
Eingangskapazitét
Eingangskapazitét
Isolationskapazitét
ZF-Eingangskapazitdt
Lastkapazitat
Gleichtaktunterdriickung
Ausgangskapazitét
Summerkapazitét
Gesamtkapazitét
variable Kapazitét
Ausgangskapazitét
Sperrschichtkapazitét
Dynamikbereich
Dunkelsignaldifferenz
Abstand, lichte Weite
Bolzendurchmesser
nichtinvertierender Eingang
invertierender Eingang
Bestrahlungsstérke
EntkopplungsanschluB
Sdttigungsbestrahlung
Beleuchtungsstdrke
Rauschfaktor
Frequenzkompensations-
anschluB
Summerfrequenz
Frequenz, max. Taktfrequenz
Frequenzabweichung,
Modulationshub
Brummfrequenz
Eingangsfrequenz ~
Modulationsfrequenz
Maximale Einsatzfrequenz
obere Grenzfrequenz
Resonanzfrequenz
freilaufende Oszillator-
frequenz
Gutegrenzfrequenz
Transitfrequenz
Zwischenfrequenz
AM-Zwischenfrequenz
FM-Zwischenfrequenz
Quarzfrequenz
Leistungsverstérkung
HF-Leistungsverstérkung
in Basisschaltung
maximale Anhebung
maximale Absenkung
Héhe
Gleichstromverstdrkung
KurzschluBstromverstérkung
in Emitterschaltung
Stromstdarke (allgemein)
Basisstrom
Programmierspannungs-
stromaufnahme )
Basisstromspitzenwert
Durchbruchsstrom
Kollektorstrom
Kollektorstrommittelwert
Kollektorstrom bei
offenem Emitter

lec

lees
lces
lcev

IrRM
It (rMs)
v
'Vm|n
z
Alz
iR
i. V.
K
k
kav
kvvy

L
Ls

|

M
MR
m
mg

Nee
N,

Stromaufnahme
Schlafstromaufnahme
Kollektor-Emitter-Reststrom
Kollektorstrom bei in
Sperrichtung vorgespannter
Emitterdiode
High-Kollektorstrom
Low-Kollektorstrom
Kollektorstromspitzenwert
Drainstrom

Blockierstrom
Stromaufnahme
Stromaufnahme des un-

. belasteten Schaltkreises

Drainspitzenstrom
Strahlstdrke

FluBstrom, FluBgleichstrom
Dauergrenzstrom

Effektiver DurchlaBstrom
ScheiteldurchlaBstrom
Periodischer Spitzen-
durchlaBstrom
Nichtperiodischer Spitzenstrom
DurchlaBgleichstrom
Nenngleichstrom
Ziindstrom
Haltestrom
Eingangsstrom
Eingangsbasisstrom
Eingangsbiasstrom
Eingangsdiodenstrom
High-Eingangsstrom
Low-Eingangsstrom
Eingangsoffsetstrom
Zeileneingangsstrom
KurzschluBstrom
Laststrom
LED-Strom
Ausgangsstrom
Richtstrom
High-Ausgangsstrom
Low-Ausgangsstrom
Scheitelwert des
Ausgangsstromes
Ausgangssperrstrom
High-AusgangskurzschluB-
strom gegen Masse
Low-AusgangskurzschluB- /
strom gegen die Betriebs-
spannung

Sperrstrom

Periodischer Spitzensperrstrom
Betriebsstrom
Programmierstrom
Scheitelwert des
Betriebsstromes
Stromaufnahme des
unbelasteten Schaltkreises
DurchlaBstrom
Dauergrenzstrom
Periodischer Spitzenstrom
Effektiver DurchlaBstrom
Lichtstarke

minimale Lichtstdrke

Z-Strom

Stabilitat des Z-Stromes
Sperrstrom (Momentanwert)
innere Verbindung

Kiihlflache

Klirrfaktor

Klirrfaktor Aufnahmeverstérker
Klirrfaktor Vorverstdrker
Induktivitat

Leuchtdichte
Serieninduktivitat

Lange

MasseanschiuB

MeBrate

Modulationsindex
nichtlineare Verzerrung

im Blaukanal
Rauschéquivalente
Bestrahlung
Eingangslastfaktor

RiHF
RinF
RiZF

Ausgangslastfaktor
High-Ausgangslastfaktor
Low-Ausgangslastfaktor
Plattenzahl .
Bolzennzahl
Offset-KompensationsanschluB
HF-Eingangsleistung
Ausgangsleistung
Hellsignaldifferenz
Nichtperiodische
Sperrverlustleistung

Totale Verlustleistung
Eigenleistungsaufnahme
Schwingkreisgiite
RastermalB
Basis-Emitter-Widerstand
Drain-Source-Widerstand
Generatorwiderstand
Eingangswiderstand
Isolationswiderstand
HF-Eingangswiderstand
NF-Eingangswiderstand
ZF-Eingangswiderstand
Widerstand des geschlossenen
Kontaktes

Widerstand des gedffneten
Kontaktes

Lastwiderstand
Ausgangswiderstand
Serienwiderstand in der
Versorgungsleitung
Gesamtwarmewiderstand
Innerer Wdrmewiderstand
DurchlaBwiderstand
dynamischer Innenwiderstand
Sperrwiderstand .
Z-Widerstand
Empfindlichkeit
Signal-Rauschverhéltnis
Empfindlichkeit (Fotostrom)
Slew-Rate
Betriebsspannungs-

. unterdriickung

tMos, tmos
too
tor
ton
tOSl

tas1, s2

tp

Ubertragungsfaktor
Temperaturkoeffizient
Temperaturkoeffizient

des DurchlaBstromes
Temperaturkoeffizient

der Lichtstérke
Temperaturkoeffizient

der Z-Spannung
Temperaturkoeffizient

der H-Ausgangsspannung
Zugriffszeit

Zugriffszeit der EingGnge
Taktperiodendauer
Zugriffszeit

(Zuschaltung der Ausgéinge)
Periodendauer
Displayzeit
Datenhaltezeit
High-Low-Verzdgerungszeit
Low-High-Verzdégerungszeit
Datenbereitstellzeit
Schreiberholzeit
Abfallzeit

Ziindzeit

Zeitsignal fiir Empfang
(Master DATEIN)
Haltezeit

Integrationszeit

Dauer des Ausgangs-
kurzschluBstromes
MeBzeit

Zeitsignal bis DAUS
(Master DATAUS)
Zugriffszeit

(Abschaltung der Ausgénge)
Ausschaltzeit

Einschaltzeit
Anschwingzeit

Prelizeit beim Offnen

von S1 oder S2
Taktimpulsbreite



Kurzzeichen

‘trwe

ts

tsetup
tsi1o, tsi11

tssq
ttransf
twc
tw(cH)
tw(ct)
tzy
tzuche

tzue

txur

Uan
Ugs
Uss
Usge
Ucer)
Ucs
Uceo

Ucc
Uccs
Uce
Uceo

Ucer
Ucerm

Ucksat

Ucev

UCIO

Ucm
Uep
Ucpn
UcpL
DB
Ubp
Upr
Ube

Uprn

Setzimpulsbreite
Startimpulsbreite
Freiwerdezeit
Anstiegszeit
Rechenzeit
Zyklusdauer Lesen

. Auffrischperiode

Sperrerholungszeit
Zyklusdauer Lesen/Schreiben
Speicherzeit

Voreinstellzeit

Zeitsignal bis ANSYS

(Stave DATEIN)

Prellzeit beim SchlieBen von S1
Transportzeit

Schreibzyklus

High-Breite des Taktes °
Low-Breite des Taktes
Zugriffszeit

Zugriffszeit des chip-enable-
Eingangs

Zeichenzugriffszeit
Reihenzugriffszeit

Spannung (allgemein)
NennanschluBspannung
Subtratspannung
Programmierspannung
Basis-Emitter-Spannung
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis-Spannung
Kollektorsperrspannung

bei offenem Emitter
Betriebsspannung
Schlafspannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Sperr-

 spannung bei offener Basis

Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung bei endlichem
Basis-Emitter-Widerstand
Kollektor-Emitter-Spitzen-
sperrspannung bei endlichem
Basis-Emitter-Widerstand
Kollektor-Emitter-Séttigungs-
spannung
Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung bei in Sperrichtung
vorgespannter Emitterdiode
Kollektor-Substrat-
Sperrspannung
Gleichtakteingangsspannung
Taktspannung -
High-Taktspannungspegel
Low-Taktspannungspegel
Drain-Bulk-Spannung

. Drainspannung

Ton-ZF-Ausgangsspannung
Drain-Gate-Spannung
Periodische Spitzen-
blockierspannung

UiFM4

imax

imin

io
Uio
Uio
Uloff

lon

ip

Uipoff
ipon
iReg

UiReHF

Uirezr

Uir

Uy
Uiz
Uize
U

Unrs Unes
Unr,

AUNFs

Drain-Source-Spannung
Nichtperiodische Spitzen-
blockierspannung
Scheitelblockierspannung
Emitterspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
DurchlaBgleichspannung
Schwarzwertpegel

relative Schwarzwertpegel-
abweichung .
Gate-Bulk-Spannung
Gatespannung
Gate-Source-Spannung
Ziindspannunug
HF-Spannung
Eingangsspannung
AM-Eingangsspannung
Diodeneingangsspannung
Differenzeingangsspannung
Eingangsspannung
(Effektivwert)
EM-Eingangsspannung
High-Eingangsspannung
HF-Eingangsspannung
Low-Eingangsspannung
Maximale Eingangsspannung
Minimale Eingangsspannung
obere Schwellspannung
Eingangsoffsetspannung
Prifisolationsspannung
Ausschalteingangsspannung
Einschalteingangsspannung
Pilotsignal-Eingangs-
spannung
Ausschaltpilottonschwelle
Einschaltpilotionschwelle
Regeleinsatzspannung
HF-Regeleinsatzspannung
ZF-Regeleinsatzspannung
Einsatzspannung fir
Begrenzungseinsatz

untere Schwellspannung
Zelleneingangsspannung
ZF-Eingangsspannung
Rauschspannung
NF-Ausgangsspannung

NF-Abregelung
Ausgangsspannung
Ausgangsoffsetspannung
High-Ausgangsspannung
Low-Ausgangsspannung
Séttigungsausgangsspannung
Pilotspannung
Sperrspannung,
Sperrgleichspannung
Referenzspannung
Scheitelsperrspannung
Impulssperrspannung

Periodische Spitzen-
sperrspannung
Nichtperiodische
Spitzensperrspannung
Scheitelsperrspannung

Betriebsspannungen
positive Betriebsspannung
negative Betriebsspannung
Source-Bulk-Spannung
Sourcespannung
Schwellspannung
Z-Spannung )
Stabilitét der Z-Spannung
BAS-Eingangsspannung
Eingangswechselspannung

Gleichlaufabweichung

Ausgangsspannung des
Aufnahmeverstérkers
Betriebsspannungen
Ubersteuerung
Mischverstdrkung
Tastverhdltnis

maximales Tastverhdltnis
Spannungsverstdrkung
Verstdrkungsregelbereich
geschlossene Spannungs-
verstérkung
Spannungsverstdrkung des
Hérspulenverstdrkers
Verstérkungsregelbereich.
des Mikrofonverstarkers
Spannungsverstérkung
von Mikrofonverstérker
und Endstufe
NF-Spannungsverstérkung
offene Spannungsverstarkung
ZF-Verstarkung
Regelumfang der
ZF-Verstarkung
Impulsenergie

Steilheit
Ausgangsimpedanz
HF-Ausgangsimpedanz
ZF-Ausgangsimpedanz
Umgebungstemperatur
Gehdusetemperatur
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur
Temperaturdifferenz
Emissionswellenlénge
Spektrale Halbwertsbreite
Wellenldnge maximaler
Emission

spektraler Empfindlichkeits-
bereich

Wellenlénge der maximalen
spektralen Empfindlichkeit
Abstrahlungswinkel

Anmerkung: Nicht aufgefiihrte Zahlenindizes an Kurzzeichen bezeichnen die Pin-Nr., auf die sich diese GréBe bezieht. Zwei Zahlen-
indizes bezeichnen die Bedingung zwischen diesen beiden Pins.
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ADS
Ayay

Auvy

aAM
anN

do

asmM
ar

B

Ba

Be
BT/TT

Bvideo

. AKTMBHas NOBEPXHOCTb

BBIXOA
cpeaHusi TEMHOBOM CHrHan
Ycunenue no HanpsKeHMUIo
ycunuTens sanucu
YcuneHune no HaNpPsXeHMIo
npegycunurens
Mopasnenne AM
OTHOCUTENBHBIN YPOBEHb
nomex

noppasneHue (3atyxaHue)
rapMOHMK

Monobananc

Hopaenenune Hecywei
4acToThl

3aryxaHue MeX[ly KaHanamw
BbIBOA, AN AMHAMMHYECKOTO
MNOBBIWEHUS HaMPSHKEHUS
(6yTcTpew)

BbIBO/J NOANIOMKM
WHAYKLUMSA NPU BbIKITIOYEHUM
MHAYKUMS NMPY BKITFOHEHMM
CooTHoLueHue HecyLwas yac-
ToTa usobparkeHuns/HecyLas
LupuHa nonocel supgeo-
vacrot

Linpuna

Emkocrb kOpnyca

BxogHas eMKOCTH

BxopgHas eMKoOCTb

Emkocrb naonsyum

BXogHas emkoctb Ha MY
Harpy»atowias emkoctb
CuHdasHoe nopaeneHue
BbIXOAHAs EMKOCTb
3yMmepHas EMKOCTb
O6uas eMKocTb
MepemeHHas emkocTb
BbixogHas eMKOCTb
EmkocTb 3anupatowero cnos
AMHAMUYECKHMI AMana3oH
Pa3HOCTbL TEMHOBOIO CUrHana
OrTcrosiHue, WupuHa B cBeTy
HAvameTp nanbua
HEeUHBEPTUPYOLWMIT BXOA
MHBEPTUPYIOLWMI BXOA
cuna obnyuenms

BbIBOJ Pa3Bs3KH
obnyyeHne HacbleHus
OceeueHHoCTb
KoappuimeHT wyma
BbiBog uactoTHOM
KOMMEH3ayum

3yMMepHas yactora
Yacrtota, makcumanbHas
Jactora TakTa

OTKNoHEeHMEe 4acToThl,
MOAYNAUMOHHBIA CABMT
Yacrota ¢oHa (nynbcamm)
BxopgHas uacroTta
Mopgynupytowas yacrora
MakcrmansHas pabouas
vacrora

BepxHas pabouas uacroTa
pe3oHaHcHas 4acroTa
Ocuunnstopa yactora

c Bo6ebHas

Mpepenbras vactota
[OBpoTHOCTH

TpaH3uTHas yacToTa
MpomerkyTouHas uacrora
NPOMEXYTOoUHas 4acToTa
npu AM

NPOMEXYTOHHas YacToTa
npu UM

Yacrota kBapueBoro
pe3oHaTopa

Yeunenve mowHocTH
BeicokouactoTHoe ycunexue
MOLLHOCTH B cxeMe ¢ oble
6asoh

MakcumanbHbii nogLem
Makcumanbinbiii cnag

h21e
h21e

|
Is
les

IBM
IRy
lc
lcav

ICBO

lee
lces

lces,

ICEV

]CH
lCL
ICM
Io

Io
lDD
Ibbo
IDRM
le

Ie

lr(av)

'F(RMS)

FM
TrR M

‘FSM

I
IGN

BeicoTa

Ycunenve nocTosHHOro ToKa
YcuneHne Toka KOPOTKOro
3aMbIKaHMs B cxeme ¢ obumm
3MUTTEPOM

cuna Toka (obwmii cnyyaii)
Tok 6a3bl

notpebnsemsiit Tok

npu NpPorpamMmpoBaH1K
MakcumanbHoe 3Ha4EHHE
Toka 6a3bl

Tok npo6os

Tok konnekTopa

CpepHee 3HaueHHne TOKa
Konnekropa

OcCTaTOUHbLIN TOK KONJEKTopa
fpY OTKPbITOM IMUTTEPE
MoTpebrnenune Toka
MoTpebnexune Toka B pexmmme
roToBHOCTH K pabore
OcTaTouHbli TOK KONnekropa
M aMMUTTEpa

OCTaTOUHbIN TOK KOMNGKTOPAa
npy 06paTHO CMELLLEHHOM
3MHUTTEPHOM Anoae

Tok KonneKkTopa BbICOKOTO
HanpsXKeHus

Tok KonnekTopa HM3KOro
HanpsHKeHus

MakcnmansHOe 3HavyeHune
TOKa KosnnekTopa

Tok ctoka

Brnokupytowmii Tok

Tok notpebnenus

Tok notpebnenus
HeHarpy»eHHon NC
MakcumanbHbIi TOK CTOKA
Cuna msnydeHus -
Mpsmo# ToK, NPsMONM
MOCTOSIHHbBINA TOK
YcrtaHoBMBLIMIICS NpeAent-
HbIA TOK

OPPEKTUBHBIA NPAMOHI TOK
MukoBbLIA NpsiMO# TOK
Mepuopunueckuin Makcumano-
HbIA TOK

Henepuoauueckui maxcm-
ManbHbIM TOK .
Mpsimo# nocTosiHHbIM TOK
HommHanbHbIA NOCTOSHHBIMA
TOK :
Tok 3axuraHus
Ypeprkupatowmii Tok
BxogHoi TOK

BxogHoit Tok 6a3sbl

BxofHOM TOK NMOCTOSIHHOrO
cMmeLLeHus

BxogHoOM gMOAHbIN TOK
BxogHo# Tok npu yposHe «H»
BxogHoit Tok npu yposHe «L»
BxogHo# Hynesoit Tok
CrpouHblit BXOAHOM TOK

Tok KOPOTKOro 3ambiKaHus
HarpysouHbliit Tok

Tok ceeToguoaa

BbixogHOM TOK
BeinpsimneHHsii Tok
BbixoAHOM TOK BbICOKOro
(nor. 1) Hanpsenus
BbixogHOM TOK HU3KOTO

(nor. 0) HanpsKeHus
MakcumansHoe 3HaueHue
BbIXOAHOrO TOKa

BeixogHoi Tok 3anepmoro
TpaH3ucTopa

BbIxogHOM TOK NPY KOPOTKOM
3aMBIKaHMU C MAccoi NpM
ypoBHe «H»

BbixogHOM TOK NpU KOPOTKOM
3aMMKaHUU C HanpsXeHuem
nuTaHus npu yposHe «l»
O6parHbii Tok

IRRM

s -

'Set
SM

Iso

Ir
iT(AV)
ITRM
IT(RMS)

\
IVmin
Iz

‘/”z

iR
i.V.
K

k

kavy
kyy
L
L
L

S

RiNF

Rize

Mepunopuueckoe 3HaueHue
nuKoBoro o6paTHOro Toka
Pa6ounii Tok

Tok nporpammuposaHus
MakcvmanbHoe 3HaueHue
TOKa NUTaHUs

Mortpebnenne Toka HeHarpy-
YMEHHOM MHTErpanbHOM CXeMOM
Mpsmot Tok

MocTosiHHBIN NpeaenbHbIf TOK
Meproauueckuit NukoBbIN TOK
S eKTUBHBINA NPSMOS TOK
Cuna ceeta

Munumanbras cuna ceerta
Tok 3eHepa

CrabunbHocTb TOka 3eHepa
O6partHbiit TOK (MrHOBEHHOE
3HaYeHue)

BHyTBEHHEE COEAMHEHHE
Oxnaxpaemas NoBepxHOCThL
KoappuumeHT HenuHedHbIx
MCKAaXKEHUMU

Kosdppuument rapmonmk
ycunurens 3anucu

Koad prumeHT rapmormk
npegycunurens
MHAYKTUBHOCTL

ApkocTb

MocneposarensHas uHAYK-
THBHOCTb

Anuna

Boisoa maccsl

Konuuectso namepenusi

B €AMHULIE BPEMEHN

MHpekc moaynsumu
Henunerlinbie nckaxenus

B KaQHaNe CUHHEro LiBeTa
O6nyueHue, s3KBUBaNEHTHOE
HaMpPseHUIO TYMOB
BxopnHol KoadduumenT
Harpy3xm

BrixogHOM KO3 PULMEHT
Harpysku

BuixogHoM KO3 PuULMEHT
Harpy3Ku BbICOKOro Hanpsi-
HeHUs

BbixogHOM KO3 DHULMEHT Ha-
rPY3KM HU3KOro HanpsKeHust
Konuuectso nnacrun
Konwuecteo nanbyes

BeiBog xoMneHcauum
CMeLeHus Hyns

BxopgHas mowHocTb

BbICOKOWM 4actoTbl

BbixogHas mowHocTh
PasHoctb curnana

NP1 OCBeLLEHMM
Henepuopguueckas mowHocTs
ob6paTHbIX NnoTeps
CymmapHas MOLLIHOCTb NOTEPL
Co6cteenHoe notpebnerue
MOLLHOCTH

AobBpoTHOCTL KOnebaTenbHOro
KOHTYpa

Pactposbiiz pazmep
Conpotusnenne mexgy
6azoli u amuTTepOom
ConporuBneHue UCTOK-CTOK
Conpotusnenue reHepatopa
BxopgHoe conpoTtuenenne
ConpoTusneHne usonsymm
BbicokoKauecTBEHHOE BXOA-
Hoe conpoTHBleHue
BxogHoe conpotusnenme

Ha HY

BxogHoe conpotusnenue
NPOMEIXYTOUHOM 4acToThl
ConpoTtvenenue 3amkHyToro
KOHTaKTa

ConpoTuBneHme otkpbiToro
KOHTAaKTa

Harpy3souroe conporusnexue
BrixogHoe conportuenexue
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Rs

Rehja

Rehyc

T

Ti

R

Tz

S/N
PH

SVR

TF
TK

TKr
TKiL
TKuz
TKyon

toHL
toLH

tow
towr

ty
tge
thi

thotd
tint
tk

tm
tros, tmos

too

tot
tOn
tOSl
tes1, s2

tp
-tps

tesT
tq
t

tr
trc

trerF

trwc

MocnepgosarensHoe conpo-
TUBNEHMWE B IMHUM MUTaHUS
CymMmapHoe Tennosoe
conpoTueneHue

BHyTpeHHee tennosoe
conpoTuenexHue
ConporueneHue B Npamom
HanpasneHuu
[uvHamuueckoe BHYTpeHHOE
conpoTuBneHune
Conportusnenne B o6paTHOM
HanpasneHuu
[vHamuueckoe conpoTms-
nexune 3eHepa
YyecreutensHocTb
OtHolueHue curHan/wym
UysctBuTENBHOCTDL (POTOTOK)
CkopocTb HapacTaHus
HarnpsiKeHus

Mopaenenune pabouero
HanpsKEHUs

Koagppuument nepepaum
TemnepaTtypHbli ko3 hu-
LMEHT

TemnepartypHbiit ko3 Pu-
LMEHT NPSIMOro ToKa
TemnepatypHblit ko3 PU-
UMEHT CHnbl cBETA
TemneparypHbifi Koatppu-
UMEHT HanpseHns 3eHepa
TemnepaTypHbii KO3 PU-
umeHT Bbicokoro (nor. 1)

— HanpsXeHUs Ha BbiIxoge
Bpems BbiGopkM

Bpems ebi6opku Bxogos
[AnUTenbHOCTL TAKTOBLIX
nepuogos

Bpems Bbi6OpKM
(noAaknioueHne BbIXO[OB)
Mepuopg

Bpems pucunes

Bpems BbinepIKKU AaHHbIX
Bpems 3apepixku nepeknto-
ueHust u3 yposHs «H» B «L»
Bpems 3asepIKK1 nepeknio-
ueHus u3 yposHs «L» B «H»
Bpems BbIpaboTkM AaHHbIX
MpoaomxuTensHOCTL
BOCCT@HOBMEHHUS 3aMnUCH
Bpemsi otnyckaHus

Bpems 3arkuranus
BpemeHHoM curHan gns
npuema (Master DATEIN)
Bpems Bbigepkm

Bpems uHTerpaumu
AnutenbHocTb TOKa KOPOT-
KOro 3amblKaHust

Bpems nsmepeHus
BpemeHHo curnan go cocros-
coctosHus «DAUS»

(Master DATAUS)

Bpems sbiGopku
(oTkntoueHme BbIXOAOB)
Bpems BbikntoueHus

Bpems BkntoueHus

Bpems HapactaHus koneGaHuii
Bpems aporxaHuu npu oTKpbI-
BaHun S1 unn S2

LLpura takToBOro mmnynbca
LUnupuHa ycranaenusatowero
MMnynbca

LupuHa HauanbHOro
umnynbca

Bpems BoccraHoBneHus
Bpems HapacTtaHus

Bpems Bbiumucnenus
MpoaomxuTenbHoCTb LMKNa
CUUTLIBAHMS

Mepuop pereHepaymu
Bpems obpatHoro soccraHo-
BReHus
MpopomkuTenbHOCTL LMKNa
3anucb/cunTbiBaHmne

ts
tsetup
tsi1o, tsi11

tss1

teranst
twce

tw(cH)
tw(c)

tzu

truche

tzuc
tzur

U
Uan

Usgs
Uss
Use

Uer)
cs
Uceo

Ucc
Uccs
Uce

Uceo

Ucer

Ucerm

UCEsat

Ucev

Ucio

Ucwm

Ucrn
Ucre
LJDB
Ubo
Upr
Ube

Uprm

Ubs

Bpems Hakonnewus

Bpems HauanbHOMU YyCTaHOBKM
BpemeHHOM curHan go
coctosHus «ANSYS»

(Slave DATEIN)

Bpems gporxanum

npu 3akpbiBaHuu S1

Bpems nepepaun
MpogonKMTEeNnEHOCTL LiMKNa
3anucu

LWupuHa TakTa

npu yposHe «H»

WnpmHa TakTa

npu yposHe «L»

Bpems BbiGopku

Bpems BbiBopku Bxopaa
OTNMpaloLLEro wmnTa

Bpems BbIGOpKU 3HaKOB
Bpems BbiGopku nocnego-
BaTenbHOCTU

Hanpsixenue (o6wmii cnyuan)
O6wenoTpebnsiemoe HoMu-
HanbHOE HanpsKeHue
HanpsixeHnue nognoxku
MMKPOCXEMbI

Hanps»keHne nporpammupo-
BaHUs

Hanpsikenue mexpy 6asoi
M 3MHUTTEPOM

MpobueHoe HanpsikeHue
Hanpskenue konnektop-6a3za
HanpsxeHve konnekropa
OCTAaTOUHOE MpPHU OTNEPTOM
aMuTTEpE

HanpsixeHne nutanms
Hanpsikenue sbixupaaHns
Hanpsixernne mexay kon-
NEKTOPOM M 3IMMUTTEPOM
O6paTHoe Hanpsexue

MeX Ay KONNEKTOPOM K
3MMUTTEPOM NPM OTNEpTOH
6aze

O6partHoe HanpsiKeHue
MeXAY KOINEKTOPOM U
3MUTTEPOM MPU KOHEUHOEM
conpotuBneHun mexay 6asom
M 3MMTTEPOM

Mukosoe obpartHoe Hanps-
KEHME MEXAY KOJIEKTOPOM
M 3IMMTTEPOM NPU KOHEYHOM
conpoTtueneHnn mexay 6azoi
M IMUTTEPOM

HanpsixeHnue Hacbiwenms
MeXAy KONNEKTOPOM M
3MUTTEPOM

O6partHoe HanpsKeHue
MEXAY KOJIEKTOPOM M
3MUTTEPOM Npu obpaTHo
CMELLEHHOM 3MMTTEPOM
Avope

O6paTHoe HanpseHue
MEX Y KONNEKTOPOM U noa-
JIOXXKOW MUKPOCXeMbl
CuHdasHoe BxogHoe
HanpsKeHue

TakTtoBoE HanpshkeHue
BenuuunHa TakToBOrO Hanps-
WeHUsA npu ypoBHe «H»
BenuuuHa TaktoBoro Hanps-
}eHus npu ypoeHe «bL»
HanpskeHne mexpay ctokom
u obremom

Hanpsikenne ucroka
BeixogHoe RanpsikeHue
NPOMEIYTOYHOM TOHaNbHOMU
4aCTOThI

HanpsixeHne mexpay ctokom
M 3aTBOPOM .
MNepuopuueckoe makcumans-
Hoe Brokupytouiee Hanpsi-
KeHue

Hanpsikenne mexay ctokom
M UCTOKOM

Ubsm
Uowm

Ueso
Us
Uesw

AUFSW

UGB

Uce
Ugs

Ust
UHF

Ui, Ui

Uiam
Uic
Uip

Uien
Uiem
U
Uine
Ui
Uimax
Uimin
Uio
Uio
Uio
Uios
Ulon

Ui,
lleoﬁ

U;pon

UiReg

UiReHF

Uirezr

Uir
Uy

Uiz
Uize

n
UNF- UNFB

Henepuoguueckoe makcu-
manbHoe Bnokupytouiee
HanpsxeHne

Mukosoe Gnokupytouiee
HanpsKeHne

Harnpsixenue amurtrepa
O6paTtHoe HanpsiKeHue
mexay 6a3oi u amuTTEPOM
MocTosHHOE HanpsixeHue

B NPSIMOM HanpasneHuu
YpoBeHb cUrHana 4epHoro
u3obpaxeHus
OTHOCHTENBHOE M3MEHEHUE
YPOBHS CHUrHaNa YepHoro
n3obpaxeHus

HanpsxkeHnne mexxay
3aTBOpPOM M 06BEMOM
HanpsxeHue 3atBopa
Hanpsixenue mexxay
3aTBOPOM U UCTOKOM
Hanpsixenune 3axuranms
Hanpsokenue BbICOKOWM
4acTOTh!

BxopHoe HanpsxkeHue
BxogHoe HanpsiKeHue

npu AM

BxopgHoe guogHoe Hanps-
weHue

Pa3HoCTb HanpsXeHui

y BxogoB audgepeHumanb-
HOro ycunurens

BxopgHoe HanpskeHue
(3cbpexTuBHOE 3HAUEHHE)
BxopHoe HanpseHue

npu UM

BxopgHoe HanpsixkeHue

npu yposHe «H»
BbICOKOYACTOTHOE BXOAHOE
HanpsiKeHue

BxopgHoe HanpsikeHue

npu yposHe «L»
MakcumanbHoe BxogHoe
HanpshxeHue
MuHumansHoe BxogHoe
HanpsHxeHue

BepxHee noporosoe Hanps-
HeHue

BxopHoe Hynesoe Hanps-
meHue

HanpsixeHnue nposepku
M3onsAuUm

BxopHoe HanpsxeHue

LiNs BbIKNIOYEHMS

BxogHoe HanpsiKeHue

AN BAKIOYEHUS

BxopgHoe HanpsxeHus
nepeKoUatoWwero curHana
B cTepeopeKopepe
MNMoporosoe BxogHoe Hanps-
MEeHWE AN BbIKNIOUEHUS
peXxnma «crepeos
Moporosoe BxopgHOE Hanpsi-
YEHME NEPEKITIOHAIOEro
CMrHana ANis BKJIOYEHUS
pexuma «cTepeo»
HauansHoe perynuvpytoLiee
HanpsxeHue

HauanbHoe perynupytowee
Hanpsi)KeHUe BbICOKOM
yacroTsl

HauaneHoe peryrnuvpytowiee
Hanps)KEHNE MPOMEXYTOHHOM
4acToThbl

BxopHoe HanpsikeHue ans
Hayana orpaHu4eHus .
MuxkHee noporosoe Hanpsi-
weHue ]
BxogHoe HanpsKeHue s4enKu
BxopHoe Hanpsikenue Ha MY
HanpsixeHune doHa
HuskouactotHoe BhixogHOE
HarnpsiKeHue
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AUNg,

AUnrs
(o]

Uoo

Uon
Uot,
UOsut

U,
Ur

Ures
Urm
Urs
Urrm
Ursm
Urwm

US- US1-
Us:
US+
Us-

Uss

HuskouactoTHOE perynupo-

BaHue BHU3 .
BbixogHoO€E Hanps»keHue
BeixogHoe Hynesoe Hanpsi-
WeHue

BblcokouacTtoTHoe BbIXxogHOE
HanpsxeHue
HuskouacTtoTHOE BbIXOAHOE
HanpsiKeHue

BeixogHoe HanpsikeHue
HacbILLEHUS

KoHTponbHoe HanpseHue
O6paTtHoe HanpsMeHue,
obpaTHOE NocTosHHOE
HanpsKeHue

HanpsxeHue orcuera
Mukoeoe obpaTtHoe Hanps-
HeHue .
MmnynbcHoe obpartHoe
HanpsKeHue
Mepuoaguueckoe nukosoe
obpaTHOE HanpsKeHue
Henepuoauueckoe nukosoe
obpaTHOE HanpskeHue
Mukosoe obpartHoe Hanpsi-
KeHue

Pabouee obpatHoe Hanpsi-
HeHue

MonoxwurenbHoe HanpseHue
nUTaHKUs

OTtpuiaTenbHOE HanNpsKeHue
nuTaHus ’
Hanps)keHne mexay UCTOKOM
u obsemom

UBAs
Y]
Uos
U

| Uy, Uy
Vi
Vrmax
v,
Vig

Vun
AVym
Vume

VUNF

Hanpsixenue croka
Moporosoe HanpsxeHue
HanpsixeHne 3eHepa
C1abunbHOCTE HANPSHKEHUS
3eHepa

BxogHoe HanpsikeHnue
BuAeocurHana
BxogHoe nepemeHHoe
HanpsKeHue

\

OTHocHTENBbHbIN pasbanaHc

BbixoiHoe HanpskeHne
yCcUnuTEns 3anucu
HanpsykeHus nutanus
MNMepeperynupoeka
Ycunenve npu cMmeweHmmn
CkBaXHOCTb

MakcumanbHas CKBaXHOCTb
Ycunenne HanpsiKeHus
[AuanasoH perynuposku
ycunenms

3aMkHyTOE ycuneHnue Hanps-
MeHUs

Ycunenve HanpsxeHus
ycUnuTens UHAYKUUOHHOM
KaTyTKyu

JvmanasoH perynupoBsanus
YCUNEHUS MUKPOGOHHOTO
ycunurens

YcuneHue HanpseHms
MHKPOGOHHOro U OKOHEYHOIro
ycunurtenes

Yeunenue Hanpsikenus Ha HY

Vuo

Vuze
AVze

Zowr

Zoze

lSmax

OTKpbITOE YCUNEHMUE Hanps-
HeHus

Yeunenus MY

[AvanasoH perynupoBsku
YCUNEHUS MPOMEIYTOUHBIX
Jacror

UmnynbcHas aHeprus
KpyTtusna

BbixogHOE umnegaHc
BbicokouacToTHoe nonHoe
BbIXO4HOE COMPOTUBNEHHUE
MonHoe BbixogHOE conpo-
TUBNIEHWE NMPOMEIYTOUHOMN
4acToThl

Temneparypa oKpyatouiei
cpepbl

Temnepartypa kopnyca
Temnepatypa 3anupatouiero
cnos

Temnepartypa xpaHeHus
PacHocTe Temnepatyp
AnuHa BonHBI 3MUCCHKU
CnekTpanbHas wiMpuHa Ha
MONIOBUHHOM YPOBHE
DnvHa BONHBLI MaKCMManbHOMK
3MHUCCHU .
CnexTpanbHbIfi guanasoH
4YBCTBUTENBLHOCTM

AnvHa BonHb! NPy Makcu-
MarnbHOW cneKTpanbHoOM
4YBCTBUTENBHOCTH

Yron uanyueHuns

Mpumeuanne: HeykaszaHusle uHpaexckl obosHauatoT N2 BbiBOAa, K KOTOPOHY OTHOCMTCA faHHbIM napametp. [sa uHaekca o6o3naualot

YyCNOB1E MEXAY 3TUMM ABYMS BbIBOJAMM,



Integrierte Schaltkreise

TTL-Schaltkreise (Normalreihe)

MHTerpanbHbie cxeMmsl
TTL (cranpapTHbIN psg)

HurerpanbHbie cXeMbl

Grenzdaten

I'lpep.enbuble 3HayeHus

Betriebsbedingungen
Ycnoeus akcnnyartauuu

Informationsdaten
UHpopMaLMOHHBIE AaHHbIE

Us =0...+7V
U =—08...+55V
NoL = 109

Non = 20%) (E 100...E 174)

Us = 4,75..525 V

¥ = 0...4+ 70°C (Reihe D 10)
(psa D10)

9 = —25...+ 85°C (Reihe E 10) .
(p=a E 10)

UoL <04V

Uonw > 24V

tonr = 10 ns%) bei Us =5V
toty = 15 ns4) ’l(}a =25 OC

Typ Art Bug logische Funktion
Tun JNoruyeckas pyHKUmMs
D100 D 4 NAND-Gatter Yerbipe normyeckux Y =AB
E 100D mit je 2 Eingéngen anementa «2 U-HE»
D103 D 4 NAND-Gatter UeTblpe NOrM4eckux anemeHTa Y =AB
E 103D mit je 2 Eingéngen «2 U-HE» c oTkpbITbIM

Kollektor offen KOMNEKTOPHBIM BbIXOAOM
D 104D 6 Inverter 6 unseptopos «HE» Y=A
E 104 D
D 108D 4 AND-Gatter 4 nornueckunx anemeHta «2 U» Y =AB
E 108D mit je 2 Eingéngen
D110D 3 NAND-Gatter Tpwm noruueckux * Y = ABC
E110D mit je 3 Eingdngen anemenTa «3 U-HE»
D120D 2 NAND-Gatter J[iBa norvMueckmx Y = ABCD
E 120D mit je 4 Eingéingen anementa «4 U-HE»
D121 monostabile MoHOCTabUNBHbIN
E121D Kippstufe TpUrrep
D126 D 4 NAND-Gatter YeTblpe NIOrMYECKUX INEMEHTA Y =AB
E 126 D mit je 2 Eingdngen «2 U-HE» c oTkpbITHIM

Kollektor offen ) KOMNEKTOPHLIM BbIXOAOM
D130D 1 NAND-Gatter JNlornueckuii anement «8 U-HE» Y = ABCDEFGH
E130D mit 8 Eingdngen
D140D 2 NAND-Gatter J[lBa NOrMyeckux anemeHTa Y = ABCD
E 140D mit je 4 Eingdngen «4 U-HE» 6onbumm koappu-

o= LMEHTOM Pa3BeTBNEHUS

D 150D 2 AND-NOR-Gatter [Ba norvMueckux anemeHra Y, = (AB)+(CD)+X
E 150 D mit je 2X2 Eingéngen «2 U-2 UNNU-HE» (oauH pac- Y, = (AB) F-(CD)

1 Gatter erweiterbdr wupsemblii no «MJ1M») 2
D153D 1 AND/NOR-Gatter Jlornueckuit anemeHT Y = (AB)+(CD) 4+ (EF) 4+ (GH) +X
E 153D mit je 4X2 Eingdngen «2-2-2-2 U-4 UTIN-HE»

Gatter erweiterbar C BO3MOXHOCTbIO pacluu-

pexus no «UNMU»
D160 D 2 Expander [lBa yeTbIPEXBXOBOBBIX X = ABCD
E 160 D mit je 4 Eingdngen?) noruvecKux paclumpurens
no «MJTU»

) Uon <15V ) Uow <158

2) zur Erweiterung des D 150 bzw. D 153

3) No = 1 entspricht IoL = 1,6 mA bzw. — Ion = 40 yA

4) fiir NAND-Gatter und Inverter

10

2) ans pacwwupenus D 150 unu D 153

3) No = 1 coorsetctayer IoL = 1,6 MA unu — Ion = 40 MkA

4) ans noruueckux anementos «M-HE» u uusepropos
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Integrierte Schaltkreise
TTL-Schaltkreise

UnrerpansHuie cxembt TTL

HuterpanbHbie cxXeMH

Grenzdaten
MpenensHbie 3HaueHus

Betriebsbedingungen
Ycnosus akcnnyaraumm

Informationsdaten
UndpopmaymoHHbie faHHbie

Us =0..4+7V Us = 4,75..525V UoL <04V
U =—08...+55V Pa =0...470°C (Reihe D 10) Uou>24V
No = 109) (psa D 10)
Pq =—25...4+85°C (Reihe E 10)
(psn E 10)
TYP Art B“A fmcx tp tDH'. tD|.H
Tun MHz ns ns ns
D146 C/D  BCD-zu 7-Segment- BCD ~ cemucermeHTHbiMN <100 <100
"E 146 C/D  Dekoder/-Treiber 1) 5) Aekopep-copmmuposatens 1) 5) -
_D147C/D  BCD-zu 7-Segment- BCD - cemmucermenHbib <100 <100
E147C/D  Dekoder/-Treiber 1) %) ARexopep-copmupoBartens ) 4)
D172D J-K-Master-Slave Tpurrep «J-K» ¢ norukoit >10
E172D Flipflop mit je Ha Bxoge «3 Un-
3 J- und 3 K-Eingéingen
D174D 2 positiv flanken- Aea tpurrepa tvna «f» >15 Logische Funktion:
E174D .  getriggerte D-Flipflop - Q (tn+1) = D ()
D181D 16-bit-Speicher (RAM) 3) OnepaTtMBHOe 3anOMMHHaIOLEe
ycrpoiicrsa Ha 16 6ur
(16 cnos X 1 pa3psa)
D19 8-bit-Schieberegister?) BochbmupaspaaHbiii peructp >10 >25
"E19 cpBura
D192C/D  Synchroner 4-bit-BCD- JDeonuHo-necaTHUHDIH >25 > 20
E192C/D  Vor-/Riickwdrts- peBepCcHBHbLIN cueTunk
Dezimalzéhler
D 193D Synchroner 4-bit- YerbipexpaspsaHblii ABoMuu- >25 > 20
E 193D Vor-/Riickwéirts-Binarzdhler HbIA PeBePCUBHBIN CHETUMK .
D195D 4-bit-rechts-links 2) Yerbipexpa3psaaHbiii yHHBep- >20 >15
E 195D Schieberegister canbHbI¥ CABMrOBOIA pPerMcTp

) Novr a...g) = 12, Nou (RBI, RBO) = 5
%) Nov =10, Nonw = 20
3) Uow > 5.5V, towr < 60 ns

12

H Uou=15V

5 Uoh=30V

6) No = 1 entspricht Io. = 1,6 mA bzw. — Ioy = 40 A
No = coorsercreyer lor = 1,6 MA unu — Loy = 40 uA

19.5max

o

bed oo

-}

6154131211109
ooonno

12345678

D146C, D147C, D192 C,
E 146C, E 147C, E 192C

.DOOA1Y3
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Integrierte Schaltkreise
TTL-Schaltkreise (schnelle Reihe)

MurerpansHeie cxemsl TTL (6bicTpoaeiicTayiowmii pspa)

Hurerpanbhbie cxemd

Grenzdaten

MNpegentHele 3HaueHus

Betriebsbedingungen
Ycnosusa akcnnyataumm

Informationsdaten.
UndopmaumoHHbie gaHHble

Us =0...+7V
U =—08...+55V

Us = 4,75...525V

s = 0...+ 70°C (Reihe D 20)

UoL <04V
Uow>24V

No = 109) Do = —25...+ 85°C (E 204 D) tour =7 ns?) bei Us =5
town = 7 nsz) 19¢ =25°C
Typ Art Bug logische Funktion
Tun Noruyeckas ¢yHKuus
D200 D 4 NAND-Gatter 4 cxembl «M HE», Y =AB
mit je 2 Eingéingen Kakpas ¢ 2 BXOAaMM
D201 D 4 NAND-Gatter 4 cxembl «M HE», Y =AB
mit je 2 Eingéingen Kayxpan ¢ 2 BXoAamu,
Kollektor offen OTKPBITbIA KONNeKTop
D204 D 6 Inverter LWecte nornueckmx Y=A
E 204D anemeHros «HE»
D210D 3 NAND-Gatter 3 cxembl «M HE», Y = ABC
mit je 3 Eingéingen Kaxcpas ¢ 3 Bxoaamm
D220D 2 NAND-Gatter 2 cxembl «M HE», Y = ABCD
mit je 4 Eingéingen Kayxpas ¢ 4 exonammu
D230D 1 NAND-Gatter 1 cxema «M HE», Y = ABCDEFGH
- mit 8 Eingéingen ¢ 8 Bxogammu
D240D 2 NAND-Gatter 2 cxembl «M HE», Y = ABCD
mit je 4 Eingéingen KaXkpan c 4 Bxopamu
No = 30 No =30 .
D251 D 2 AND/NOR-Gatter 2 cxembl «<M/HE UM, Y = (AB)+(CD)
mit je 2X2 Eingéngen Kaxpan ¢ 2X2 sxofamu
D254 D 1 AND/NOR-Gatter Noruuyeckuii anemeHT Y = (AB) +(CD) 4+ (EFG) + (HJ)
mit 3XX2 und 1X3 Eingdingen «2-2-2-3 U-4 UNN»
D274D 2 positiv flankengetriggerte Asa Tpurrepa tmna «[i» Q (th+1) = D (t,)

D-Flipflop

) No = 1 entspricht oL = 2 mA bzw. — Ton = 50 uA

2) fiir NAND-Gatter und Inverter

Leseverstérker
Yceunmrenb cuntbiBaHms

" No = 1 cooreercreyer oL = 2 MA unn — lou = 50 mkA

2) pns normuecknx anementos «M-HE» u uHBepTOpOB

Grenzdaten

MpenenuHble 3HaueHns

Betriebsbedingungen
Ycnoeus akcnnyataumm

Informationsdaten
UndopmaunorHele paHHbie

Us; =—Us-=0...+7V
Uip, Uresf = —5...+ 5V

Usy = —Us- = 4,75..525V
Urer.= 15...40 mV

Uow >24V
UoL <04V

U| =—0,8...+ 5.5V ‘19@ =0...4+70 OC U'r = U,.gi4mV
: D122: Ur =U,s£4 mV
D123: Ur = U, £ 7 mV
Typ Art Bup logische Funktion
Tun Nornueckas pyHKUMs
D122D ABYXKaHaNbHbIN ycunurens Y=G (Z+S—A) (-B-+S_.)

D123D

2-Kanal-Leseverstérker

CUUTBLIBAHUA

14
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Integrierte Schaltkreise

Treiberschaltkreise
Bo3byxpalolme HHTErpanbHbie CXembl

Hurerpanbhbie cxembl

Typ Art Bug
Tun

logische Funktion
Noruueckas yHKUUS

D410D KurzschluBfester Treiberschalt-
kreis mit drei AND-Gattern
und Stérunterdriickung

Bosbympatowas UC ¢ 3 normueckmumu
anemeHTamMmn «M», noapasneHMem nomex
W 3aLLMTOMN OT KOPOTKOFO 3aMbIKaHMUsI

Y1 =A1B1C1D1

v2 = A2 B2 D2
Y3 = A3D3

Grenzdaten
MpepenbHble 3HayeHUs

Betriebsbedingungen
Ycnoeus akcnnyataumu

Informationsdaten
U opmaLmoHHbIe AaHHbIE

Us =0...35V Us = 14...32V

Uy = —30...50V1) 2) %) U = —0,15...5V?)
= —300...300 V2) 4) 5) Uiy = 7,5...44 V2)

Uo = —300...300 V5) 6) No = 107)

‘ P = —25...85°C

flir ¥4 << 23 °C sind alle drei Ausgénge gleichzeitig kurzschluB-
fest

mit dem Eingang Z wird der H-Ausgangspegel aller drei Gatter
eingestellt M

mit Eingang E kann die Grundverzégerungszeit von Gatter 2 ver-
groBert werden :

Iso < 12 mA bei/npu Us = 30V

T = Ly = 0,14...0,3 mA bei/npu Us =24V, U; = 5...30V
Uor <14V bei/npu Us =30V, Ior = 1,6 mA

Uon =Uuy

-——114 SZ mA bei/npu Us = 30 V, Uu = 5V. Uo = UoH
—Ilosu = 10 mA9) bei/npu Us = 30V, Upo = UorL

Ios|_ =45 mA") bei/npu Us = 30 V, Uo = Uo|_

torp <9 ,usa) bei/npu Us =24V, R, = 8,2 k2

tone << 9 us) bei/npu Us = 24V, R. = 8,2 k(2

torn <12 ms3) bei/npu Us =24V, RL =8,2 kf2, C; =33 nF
tone <4 ms3) bei/npu Us =24V, R, = 8,2 kQ, C; = 33 nF

ana 9, <<23°C Bce 3 BLIBOga OAHOBPEMEHHO yCTOMYMBLI Nepen
KOPOTKMM 3aMbIKaHHMEM

¢ BXxoAOM Z ycTaHaBnmMBaeTcsi BLIXOAHOMN yposeHb «H» Bcex

3 noruyecKux anemeHToB

c sxopom E MoxHO yBennuuBarh OCHOBHOE BpeMSs 3afepmKm
noruuyeckoro anemeHTa 2

) dauernd _

2 furA,B,C, D

3) fir Gatter 2

%) mit Eingangsschutzwiderstand 5,6 kQ
%) tp << 6 us, £<< 300 Hz

%) mit Ausgangsschutzwiderstand 560 2
) No = 1 entspricht I = 0,3 mA

8) fiir Gatter 1 und 3

%) typ. Wert
AMlo— & |—
Bto—-
Clo— — oY1
Dio——f
Z0
A20 & [—
._..._.__— B2o
atc b 16 | 1Us D2o—t-o"
oYz
B1_|2 15§ 31 —
cit]s ul .z
= Eo
DiL)a 13 .v3 .
A3l ]s 121 v2 =
Barle 1] 162 Aso-
38 K 10]182 D3o—q —-ov3
M8 ] B ——v‘.:l'
D 410D

16

') nocrosmHo

?) pna A, B, C, D

3) Ans noruueckoro anemeHTa 2

%) ¢ BXOAHBIM 3aLMTHLEIM pe3ucTopom 5,6 K
5) t, << 6 us, << 300 Hz

6) c BbIXOAHBIM 3aLMUTHLIM pe3ncTopom 560 2
7) No = 1 cooteercreyer [ = 0,3 MA

8) Ans noruueckux anemeHToB 1 1 3

) cTtaHpapTHOE 3HaueHue

223 o 75%0125
A W\
10 | 9
VI Ly
U v i 0..15°
045301 o 0.25‘:8'2,5
25%0,125 4
13:8_3 AO0A2A3
EEHREN0Y
o
50 i e g Ry S iy 8 g o §
12245678
D 410D



Integrierte Schaltkreise

Treiberschaltkreis
Boa6yxpatowa cxema

HuTerpanbhbie cxembl

Typ Art Bug
Tun

logische Funktion
Noruueckas OyHKUHUA

E 412D KurzschluBfester Treiberschalt-
kreis mit drei AND-Gattern,
Stérunterdriickung und
Tristate-Ausgéingen

Bosbymxpatowas UC ¢ 3 noruueckumm
sanemeHTamu «M», noaaasneHmem nomex
3aLMTOH OT KOPOTKOrO 3aMbIKaHUS

M BBIXO[AMH C 3 YPOBHAMM

Y1 = A1B1D1
Y2 = A2B2D2
Y3 = A3D3
bei/npu T =1

Betriebsbedingungen
Ycnosus akcnnyaraumu

Grenzdaten
MpepenbHbie 3HaueHUn

Informationsdaten
MHpopmaymoHHbie AaHHble

Us =0...35V Us =14...32V

Ui = 0...35V Uy = —0,15...5V?)
Uy = —0,15...5,5 V3) Uiy = 7,5...44 V2)
U = —0,15...44V") 2) U =—5..44V2) %)
U =-—30...50V" 2) %) U <30V

U, = —300...300 V?) 4) 5) Uy <08V

Uo = —300...300 V5) ¢) Uipw=2V

Pior = 1,1 W) No <<207)

Pior = 0,5 W) $a = —10...85°C

unter Beachtung von Py, sind alle Ausgénge gegen Us und
Masse kurzschluBfest

mit Eingang X wird der H-Ausgangspegel aller drei Gatter ein-

gestellt

mit den Eingéingen E kénnen die Grundverzdgerungszeiten der
einzelnen Gatter vergroBert werden

mit Eingang T koénnen die Ausgénge aller drei Gatter in den
hochohmigen Zustand geschaltet werden

Iso <12 mA bei/npu Us =32V

Uon =Ujg—1V

Uor <<0,5V bei/npu Us = 32V, IoL = 3,2 mA

im =1y =0,1...0,3 mA bei/npn Us =24V

""116 SZ mA bei/npn Us = 32\/. U15 = 5V, Uo = UOH
—losn << 22 mA bei/npu Us = 32V, Uo = Uon

tory <12 msa)—bei/npu Us =24V, C3 =C4 =33 nF

torn < 9 us®) bei/npu Us = 24V
tone =<5 us% bei/npn Us = 24V
tco <too = 1 us') bei/npu Us = 24V

c yuemom Po, BCe BbIXOAA YCTONUYMBBI Nepel KOPOTKMM 3aMbi-
KaHnem 3emnei u Us

¢ BXOAOM X ycTaHOBNMBAaeTcs BLIXOAHOM yposeHb «H» Bcex

3 noruuecKux anemeHTOB

C BXOAROM T mMoxHo nepexknio4ars B BbICOKOOMHOE COCTOsiHWe
BbiIXOoAa BCex 3 noruyecKux aNEemMeHToB

) dauernd _

2 fir A,B, D

3) bzw. I1 =3 mA

%) mit Eingangsschutzwiderstand 5,6 kQ
%) t, <6 us, F<< 300 Hz

6) mit Ausgangsschutzwiderstand 560 2
7) No = 1 entspricht | = 0,3 mA

8) fiir Gatter 1 und 3

9) fiir Gatter 2

0) {iir Gatter 1

M 9q = —10...37°C

) . =85°C

[1Us
Y1
11X
%]
1v2
D2
B2
A2
M

- ©ovY2

- ov3

') nocrosHHo_

?) ana A, B, D

3) unu 11 = 3 MA cooTsetcTBeHHO

4) c BXOAHBIM 3aLUMTHBIM pe3ncTopom 5,6 k2
5) t, < 6 ws, F << 300 Hz

6) ¢ BLIXOAHBLIM 3aLUTHLIM pe3ucTopom 560 Q
Y No = 1 cooteerctayer [ = 0,3 mA

8) ans noruueckux anementoB 1 u 3

) Ans noruyeckoro anemeHTta 2

0) ans noruueckoro anemeHTa 1

My $, = —10...37 °C

2y 9, = 85°C
750125
‘-.m___%?,@,, - Lo
, - i
0 0 —
of g = 3503 f N
s DU —o{je-
04501t | -- 0;5*01 015
e A i —- ““2-005
25+0125 13+Q4
Z03
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Integrierte Schaltkreise Hnrerpanbhbie cxembl

Treiberschaltkréise
Bos6yxpatowme UC

Typ Art Bug logische Funktion
Tun JNoruueckas yHKUMS
D461 D 2 NAND-Gatter, je Gatter ein 2 noruueckux snementa «H-HE»; oauu Y1 =A1E

separater und ein gemein- oraensHbll M oguH obwuit Bxog Ha Y2 = A2 E

samer Eingang KaXAbli 3nemMeHT
D492 D 6 Digittreiber mit offenen 6 unPpposbIx POpPMUpOBATENEN OTKPbI- vy =A

Kollektor-Ausgéngen TbIMM KOJINEKTOPHBIMM BbIXOAaMM

Informationsdaten
MHpopmaumoHHble aaHHbie

Grenzdaten Betriebsbedingungen
MpepenbHble 3HaYERKS YcnoBust skcnnyaraumm

D 461D

Usy =—0,5...7V Us1 = 4,75...525V Uon = Us; — 2,3V bei/npu —Iloy = 10 mA

Usz =—0,5...25V " Us, =4,75..24V UoL < 0,3V bei/npu loL = 10 mA, Us, = 15...24V
U =55V Uy =2V UoL << 0,5V bei/npu lor = 40 mA, Us, = 15...24V
Us/e =Uys =55V U, <08V N1z = Ny5 =19

UOH = Usz + 1,5\/ 7.(}0 = 070 OC N14 = 22)

lor = 100 mA

Pv = 800 mW‘)

D 492D . .

Us =0...10 VS) Us = 4,510V UOL = 1,5V5) bei/npm IOL = 250 mA, U| = 6,5\/
U =—5V...Us J. =0..70°C Ton = 200 uAS) bei/npu || = 40 ¢A oder/unmn U, = 0,5V
U =10 V1) 4I»IH = 3,3 mA5) bei/npm IOL = 20 mA

Jc =250 mA

Pioe = 400 mW

) . =70°C ) da=70°C

2) N, = 1 entspricht Tjy = 40 uA, —T)L = 1,6 mA
3) Spannung relativ zu allen anderen Anschliissen
4) Spannung zwischen Ausgang und Eingang

) Us=10V

2) N, = 1 coorsercreyer Iy = 40 UA, —iL = 1,6 MA
3) HanpsixeHue oTHOCHTENLHO BCEX AY6rux BoIBOAOB
%) HanpskeHue mexay BXOAOM M BLIXOAOM

% Us=10V

Typ Art Bup logische Funktion
Tun Norudyeckas OYHKUMS
D 394D Ansteuerschaltkreis fiir Cxema gns ynpasneHus LLarosbix A1 =K2-Sy1 mit K2 = K1
gechopperte Schrittmotoren 311IEKTPOABMUIraTENENH M MArHUTOB Ha A2 =Sp - E1
und Magnete MMMYNbCHOM pexume paboTsi. A3 =Sp - I3
A4 =Ka4-S2 mit Ki=K3
A5 = Sp - E2
A6 = Sp - E2
Grenzdaten Betriebsbedingungen Informatiorisdaten

lNpepenbHbie 3HaYeHus Ycnosus skcnnyaraumu MNupopmaumnoHHbie faHHble

Usy =0...7V Usy =4,75...525V Uon ==2,4V5) bei/npu —lony = 1,2 mA
—Us-=10...7V —Us- = 4,75...5,25V Uon =2,4V8) bei/npu —lon = 50 mA
U = 6V1) ﬂu =0...70 CC UOL S 0,4 VS) bei/npu jOL =16 mA

U, =—5...5V2) Uou =0,4V6) bei/npu ToL = 50 mA

U| = 05V3) '—“IOH>50 mAé) bel/an Uo —07V UOH
U| = 0...Us4) 1IH < 75 ,llAz)

|o|_ =20 mA-") —‘IIL < 10 [LtAz)

loor = 70 mA¢) bei/npu t, = 10 ms Iy = 1 mA3) 4

Tor = 55mA9) bei/npu t, = 20 ms —l < 1,6 mA?)

]OH =70 mA6) 7) R -—‘lu_ S 10 /tAA)

P = 1,33 WS8)

Pwoe = 0,73 W9)

) Spannungsdifferenz zwischen K1 und K2 oder K3 und K4

) pasHocTs Hanpsxenuit mexay K1 v K2 unu K3 uK4
P P y
2) fiir K1, K2, K3, K4

%) nns K1, K2, K3, K4

3) fir Sy1, Sy2 - %) ans Syt, Sy2

4) fur E1, E2, Sp %) ans E1, E2, Sp

J) fir A1, Ad 5) ana A1, A4
) fir A2, A3, A5, A6 6) ana A2, A3, A5, A6

7) nicht mehr als einen Ausgcmg glelchzeltug fiir t<1ms nach N ans t <1 ms Henb3s Bonblie OAHOrO BLIXOAA 3aKAPAUMBATH
Masse kurzschlieBen; danach ist eine Pause von = 1 min ein- ¢ 3emnéii; nocne atoro cobniopatb nepepbis = 1 MHH.
zuhalten

8) 9. =0...25°C 8) ¥g = 0...25°C

) 94 = 70°C 9) & = 70°C
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Integrierte Schaltkreise
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Integrierte Schaltkreise

TTL-Schaltkreise (Low-Power-Schottky-Reihe)
UnterpansHbie cxembl TTL (ManomouwHeiit psg LLoTTkn — norukoii)

HuTerpanbhble CXEMbl

Grenzdaten
MpepenbHbie 3HaYeHUs

Betriebsbedingungen
Ycnoeus skcnnyataumm

Informationsdaten
MHpopmaumoHHble flaHHbie

getriggerte D-Flip-Flop

Ha NONOXMUTENbHbIM (POHT

Us =0..7V Us =4,75..525V UoL <05V
NoL = 103) ¥ =0...70°C (D-Reihe / D-psag) Uow=2,7V
Noun = 20%) Ja =—25...85°C (E-Reihe / E-psp)’ tour = 15ns)
U| = ... . tory = 15 nsz)
Typ Art Bug logische Funktion
Tun JNlornueckas gyHKuMs
DLoo0 D 4 NAND-Gatter 4 noruuyeckux anementa «2 U-HE» Y =AB
mit je 2 Eingdngen
DL002 D 4 NOR-Gatter 4 noruueckux anemeHTa «2 UNU-HE» Y=A+B
mit je 2 Eingdngen
DL003 D 4 NOR-Gatter 4 noruueckux anemenTa «2 UNU-HE» Y=A+B
mit je 2 Eingdngen C OTKPbLITHIM KONNEKTOPOM
und offenem Kollektor
DL 004 D 6 Inverter 6 uHBEpPTOPOB Y=A
DLo08 D 4 AND-Gatter 4 noruueckux anemeHTa «M» Y =AB
mit je 2 Eingdngen
DL010D 3 NAND-Gatter 3 nornueckux anemenTta «3 U-HE» Y=ABC
mit je 3 Eingdngen
DL0O11D 3 AND-Gatter 3 noruueckux anementa «3 M» Y=ABC
mit je 3 Eingdngen
DL020 D 2 NAND-Gatter 2 noruyeckux anemeHta «4 U-HE» Y=ABCD
mit je 4 Eingéngen
DL021 D 2 AND-Gatter 2 noruyeckux anemeHTa «4 Un Y=ABCD
mit je 4 Eingdngen
‘DL030D 1 NAND-Gatter 1 noruueckmx anemeHt «8 U-HE» Y = ABCDEFGH
mit 8 Eingdngen .
DL074 D 2 positive flanken- 2 tpurrepa tvna «[i», cpabareiBatouime Q (ta+1) = D (t,)

) DL030D: 20 ns; DL074 D: 40 ns
?) DL074D:25ns

20
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Integrierte Schaltkreise
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Hurerpanbhbie cxembl
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Integrierte Schaltkreise

CMOS-Logik-Schaltkreise
KMon-mc

HuterpanbHbie cxemb

Grenzdaten’)
NpepesnbHble 3HaUEHUS

Betriebsbedingungen’)
Ycnoeus akcnnyaTaumm

?) U 4093D, U 4098 D: Upp = —0,5...18 V
3) U4093D, U4098D: Upp =3...15V

10
1 c3 "
m r 141 Uoo 20
12" 2 13) 192 50
- . 1 ~3
o1 ]3 2] 14 6
02 Ja 1nf o4 5>
11— n
121 |5 wf o3 95
122 |6 9] 132 12>
- 1 on
Uso |7 g 131 13~
U 4001 D

22

10 -
| b 03
(R0 JUop 20— &
112_] 142 50—
. - 18 pos
o1 41 60—
02 —o0a 8o -
- & fp--o10
121 03 . 90
1227 132 120 |
> o111
Uss 131 130 & N

U401 D

U 4012D

Upp = —0,5...20 V) Upp = 3...18 V3)
U =—0,5...Upp +0,5V e = —25...+70°C
Uo = -—0,5...UDD + O,5V U| = 0---UDD
Py <300 mW Un =35V bei/npu Upp =5V
! =70V Upp =10V
=110V Upp =15V
U||_ S 1,5V bei/an UDD =5V
<3V oo =10V
<4V Upp =15V
Typ Art Bug logische Funktion
Tun Noruueckas dyHKUMs
" U4001D 4 NOR-Gatter 4 noruyeckux anemeHTa O=I1+12
mit je 2 Eingéingen «2 UNTU-HE»
U4011 D 4 NAND-Gatter 4 FIOrM4ECcKMX 3NEeMEHTA o=1 12
mit je 2 Eingdngen «2 U-HE»
U4012D 2 NAND-Gatter 2 NOruyecKux anemeHta O=111213 14
mit je 4 Eingéngen «4 U-HE»
U 4013D 2 Master-Slave- ',2 Tpurrepa TMna «/[» ¢ norukoii Q (th+1) = D (tn)
D-Flip-Flop Ha Bxoge «1 U»
U 4015D 2X4 bit Schiebe- 2 yeTbipex PaspsaAHbIX € ABMroBbIX
register peructpa
U 4023 D 3 NAND-Gatter 3 noruueckux anemeHta O=I11213
mit je 3 Eingéngen «3 N-HE»
U 4027 D 2 Master-Slave- 2 1purrepa tmna «J-K» ¢ noruxoii
JK-Flip-Flop Ha Bxoge «1 MU»
U 4028 D 8-4-2-1 BCD-zu- 8-4-2-1 BCD-pecsTnuHbiit gekopep
Dezimal-Dekoder
U 4030 D 4 Exklusiv-OR-Gatter 4 norny4ecKux anemeHTa O=T12+12 I
mit je 2 Eingdngen
U 4035D 4 bit Schieberegister mit 4eTbipexpaspsAHbIi C ABMrOBOS
syncroner Parallel-Eingabe PEermcTp C CMHXPOHHLIM NapannenbHbiM
BXOAOM
U 4042 D 4 bit Auffangregister yeTbipex Pas’psiAHbIN HAKONUTENbHbIN Q (tn+1) = D (tn)
peructep
U 4050 D 6 nichtinvertierende b HeMHBEPTUPYIOLLMX BO3BYKAAIOWMX O=1
. Treiberstufen KacKagoe
U 4093 D 4 Schmitt-Trigger mit je 4 tpurrepa tna Wmuta ¢ 2 «M-HE»- Oo1=1 12
2 NAND-Eingéngen BXOAAMM Ha KaXAblk TpUrrep
U 4098 D 6 invertierende Treiber 6 uHBepTUPYIOWMX BO36YAaloWMX O=1
mit Tri-State-Ausgdngen CXeM C BbIXOAAMM € 3 YPOBHSMM
) Uss=0V

20—
- 30
3Uop & fp -ot
- 40
102 5
o
[ J124
l123 90
122 100~
n & p o3
12t 1o
v 120 -




Integrierte Schaltkreise

“HTel‘paJleble CXEMbI

Informationsdaten
UudopmaumoHHble faHHble

bei/npu Uss =0V

Kennwert Bemerkung Upp Grenzwert Einheit
napamerp npumevaHmne V, npepenbHoe 3HaueHue pasmepHOCTb
Ay —In i < 10 UA
C < 75 pF
Uon- low =0 5 = 4,95 \%
- 10 = 995 \'
15 = 14,95 Vv
UoL Too =0 5 < 005 v
10 < 005 \Y
15 < 0,05 v
—Ilon Uon =46V 5 > 04 mA
, 9,5V 10 = 09 mA
13,5V 15 > 24 mA
IoL Uop =04V 5 = 0.4 mA
05V 10 > 09 mA
1.5V 15 > 24 mA
t; 4 C. =50 pF 5 << 200 ns
10 <100 ns
15 < 80 ns
toLH: towL U 4001, U 4011, 5 <180 ns
U 4012, U 4023, 10 < 80 ns
U 4030 15 < 60 ns
f U 4013, U 4015, 5 > 35 MHz
U 4027 10 = 8 MH:z
15 > 12 MHz
30—}
bo-fst T T 60 n_1_} RG 010} - 05 40— & pos
U 50—fD1 ; o -- 90 =3 C1 'ron —04 JUoo 50—
102 w4 gct ! [ o2 70 401 jo12f- 03 3133 10—
1102 4, qR1 _I_ _ |o13)—-010 (7132 20— & fp—o9
f.c2 8o fgs2. 1T 140—4R2 | nc*fozo 013 7131 80—
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Integrierte Schaltkreise
MOS-Schaltkreise

WUnrerpanbHbie cxemsl MOT

HuTerpanbHbie CXEMBI

Grenzdaten bei ¢ = 0...70 °C
MepepnenbHblie 3HaueHms

npu 9 = 0...70 °C

Betriebsbedingungen
Ycnosus akcnnyatauuu

Informationsdaten
MudopmaumoHHbie AaHHbIe

Usy = —31...4+ 0,3V —Usy = 25...28V —UoL =10V
Uss = —31...+0,3V —Us, = 11,5...13,5V —Uou< 1V
U =-—25...4+03V Ja =0...+70°C —UL = 9V
\ —Un £ 2V
Typ Art Bup logische Funktion
Tun JNornueckas yHKUMs
U101 D 2 Volladdierer 2 nonHbIX CyMMaTopa, s = eq (62 63+es e5) ey (67 es+e; €3)
mit je 3 Eingéingen Kaxnabiii ¢ 3 BxoAamu U=e1e;+e,estezeq
Uu102D 2 NOR-Gatter 2 cxembl «<HE-UIU» a=ejtertes
mit je 3 Eingéngen Kampaas ¢ 3 Bxogamu
U1p3D R ST-Flipflop Tpurrep RST
U104D 2 Aquivalenz-Antivalenzgatter 2 noruueckue cxembt a=-ejetere;
3KBMBANEHTHOCTH M
aHTMBaNEHTHOCTH
U105D 6 MOS-Feldeffekttransistoren 6 noneBblx TPaH3UCTOPOB
mit gemeinsamen Source- € COEAMHEHHbIMM MCTOKaMM
) und Bulk-Anschliissen 7) U NOANOMKaMHM
U106 D 4 NOR-Gatter 4 cxembt «<MJIU-HE» a=-ete;
mit je 2 Eingéingen Kaypaas ¢ 2 BXxofamMu
U107D 3 AND-Gatter und 3 cxembl «M» ¢ a=eje; 0i= €4 Ca
1 AND/NAND-Gatter 1 cxema «M/M-HE»,
mit je 2 Eingéngen Kaxpgas € 2 BXOAAMM
U 108D 2 J-K-Master-Slave-Flipflop [ea Tpurrepa «J-K» c norukoii
mit je 2 J- und 2 K-Eingéingen Ha Bxoge «2 U»
U109 D 9-bit-Paritatsdetektor JeesatupaspsaHbii getektop
4eTHOCTH
u112D Siebenstufiger CeMHKacKaaHbIM BAOMUHDIM
bindrer Frequenzteiler nenutTenb 4acToTbl
U3nbD 5-bit-Schieberegister mit MaTupaspsaaHsiit peructp
direkter Parallel- caBura ¢ napannenbHbiM
ein- und -ausgabe BBOLOM AaHHbIX
U352D Dynamischer O3Y Ha 64 6ur

64-bit-Serienspeicher

) siehe auch MOS-Feldeffekttransistoren ) emoTpu TaKke nonesble TpanaucTopsl MOT

Pin-Anzahl

KonuuecTBo BhIBOZOB

n l4 l2max b Typ  Tun

10 10 14,5 7,5 U102D, U103D, U104D, U352D
14 15,0 19,5 75 U101D, U105D, U109D, U112D
16 17,5 19,5 7,5 U106D, U107D, U311 D

22 25,0 29,5 12,5 U108D
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Integrierte Schaltkreise HuTterpanbublie cxembl
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Integrierte Schaltkreise

MOS-Schaltkreise
UuterpanbHbie cxemsi MOT

HuTerpanbhbie cXembl

Grenzdaten bei ¥ = 0...70 °C Betriebsbedingungen Informationsdaten
MpepensHble 3HaueHus Ycnosus akcnnyataumm MrdopMaLMoHHblE AaHHble
npu 4 = 0...70°C '
U1 = —231...+ 0,3V -—U1 =25..28V : —Uo|_ g10V
U, =—31...+03V — U, =115...135V —Uou 1V
U =—25..4+03V 9a =0...+70°C —UL = 9V
—Un < 2V
Typ/Tun Art Bug
U111D Siebenstufiger maskenpro- CemucTyneHuaTHbIM Nporpam-

grammierter Frequenzteiler.
Teilverhdltnis jeder Teilerstufe
nach Kundenangaben von
2...16 programmiert

U121 D Synchroner 4-bit-BCD-Vor-/
Riickwéartszéhler mit Zwischen-
speicher und 7-Segment-
Decoder

U122D Synchroner 4-bit-Vor-/Ruick-
wérts-Bindrzahler mit
Zwischenspeicher und bindrer
sowie negierter bindrer

MMPOBAHHBIN C Mackamm
BenuTens 4acToThl
KoaddpuuymneHr genenuns
KaMpAoM CTyNeHHu genurens
nporpaMmmMmupyeTcs nNo Aak-
HbIM 3aKasuMka ot 2...16

CUHXPOHHbIR YeTbipex-
paspsAHbIi peBepCcUBHBIN
AecsTUUHBIN cueTumnk ¢ Bydep-
HbIM HaKoMnuTenem U gewnd-
paTopoOM AN CEMUCErMEHTHOM
MHAMKauMen

CUHXPOHHbIN YeTbipex-
pa3psaHbIi peBepPCUBHbIN
ABOMUHbIN cueTumnk ¢ Bydep-
HbIM HaAKONMUTENEM M ABOMY-

Ausgabe HbIMM @ TaK)e MHBEPTHPO-
BAHHbIMM BbIXOO4AaMMU
Mikroprozessor
Mmukponpoueccop
U808 D Vollstéindige Verarbeitungseinheit (ZVE) in p-Kanal- Cxema 06paboTku AaHHbIX ANS UCNONb3OBaHMA
MOS-SG-Technologie fiir den Einsatz in Mikrorechnern. B MuKpO-DBM

— 8 bit-Parallel-ZVE auf einem Chip

— 48 Basisbefehle

— maximale Taktfrequenz 500 kHz
— Befehlausflihrungszeit typ 20 #s

— Eingénge und Takt TTL-kompatibel

—~ 8-6MTHBIN Npoueccop napannenbHoro AeicTeBus Ha
OfHOM umne

— 48 OCHOBHbIX KOMaHAg
— MaKCMMarnbHas TakToBas yactorta 500 kly

— Bpemsi BbinonHeHus komanp 20 us (TMnosoe 3H:
yeHue)

— BXOZAbI M TAKT cOBMecTUMEI ¢ TTJ]

— Ausgénge low-power-TTL-kompatibel — BbIXOAbl COBMECTUMbI ¢ TTJI-Cxemamu ¢ manbim
notpebneHnem MoOLLHOCTH
— direkt adressierbare Speicherkapazitét von — NPSIMO aApeccUPyemMas NamsTb C EMKOCTbIO Ha
16 K-Worte 16 K-cnos
— beliebige Erweiterung der Speicherkapazitdt durch ~ noboe pacluMpeHre eMKOCTH NamsITH
programmunterstiitzten Speicher-Bank-Betrieb
— 8-stufiger 14 bit Adressen-Stapel-Speicher mit 7 nutz- — 8-kackapHbii 14-6uTHBIN afgpecHblii HaKoNUTenb

baren Speicherebenen
— 7 frei verfigbare Datenregister
— Interrupt-Méglichkeit

¢ 7 MCnonb3yemMbiMM NIOCKOCTAMU HaKonMTens
— 7 ceoboHO pacrnonaramblie perucTpa AaHHbIX
— BO3MOXHOCTb NpepbiBaHus

Cxema u3rotosreHa no p-KaHaanoﬁ TexHosnoruun
KpeMHHeBbIM 3aTBOPOM

l2men Emad

Sinom™
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Pin-Anzahl
KonuuecTtso sbiBOAOB
n 14 l2max b Typ  Tun
= 18 20 24,5 7.5 U 808 D
24 27,5 32,0 15,0 U111 D
28 32,5 37,0 15,0 uU121D, U122D



Integrierte Schaltkreise
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Integrierte Schaltkreise

Zentrale Verarbeitungseinheit — CPU

LleHTpansHoe nepepabarsisatowee ycrporictao (CPU)

HNurerpanbhbie cxembl

U880D Mikroprozessor in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie

fiir den Einsatz innerhalb des Systems der |l. Leistungs-
klasse mit folgenden Eigenschaften:

— Der Befehlssatz enthélt 158 Befehle mit 16-, 8-, 4-
und Einzel-Bit-Instruktionen sowie zusétzliche Adres-
sierweisen (indizierte, relative und Bit-Adressierung)

— Die minimale Befehlsausfiihrzeit betrdgt 1,6 us bei
einer maximalen Taktfrequenz von 2,5 MHz

— die CPU enthélt 21 interne Register und einen Be-
fehlszahler

— es existieren:

3 schnelle Interrupt-Behandlungsarten und auBer-
dem ein zusétzlicher, nicht maskierbarer Interrupt

— 5V-Einphasentakt und eine Standard-5 V-Gleich-
spannungsversorgung

— Der AnschluB von dynamischen oder statischen Stan-
dardspeicherchips ist méglich
— Integrierte dynamische Refresh-Hardware

- Die Eingénge sind voll TTL-kompatibel, die Aus-
géinge konnen eine Standard-TTL-Last treiben

Befehlsgruppen

— 8-Bit Ladebefehle

— Registertausch

— 8-Bit arithmetische und logische Befehle
— Rotations- und Schiebe-Befehle
— Ein- und Ausgabebefehle

— Rickkehrbefehle

— 16 Bit arithmetische Befehle

— 16 Bit Ladebefehle

— Blocktransport- und Suchbefehle
— Steuerbefehle

— Bitoperationen

— Rufbefehle

— Sprungbefehle

Yunosas TexHonorus npumeHsemas s cuctemsi ll-ro
KNnacca MOLYHOCTU CO CrEeAYIOWMMU XapaKTEepHbIMK
KauecTBamMm:

— Ha6Bop komanp copepmmut 158 komaHp c 16-, 8-, 4-
M OAHOBGUTHBIMM WMHCTPYKLMAMM, a8 TaK e ponon-
HuTenbHble cnocobel appeccuposanmsi (MHAMKaTOp-
Hoe, OTHOCUTenbHoe U GuTHOe appeccupoBaHme)

— MuHuManbHoe Bpems BbinonHeHus KomaHpg 1,6 Mke
nPU MaKCUManbHOM 4acToTbl TaKTa 2,5 mry

— LentpansHoe nepepa€artbiBaioliee yCTpoMCTBO CO-
AepPXHUT 21 BHYTPEHHbIX PErMcTPOB WM KOMaHLHbIX
CYETYMKOB

— CyuiectsyerT:
3 BbICTPLIX BO3MOMHOCTEH NPEpPbIBaHMA, a8 TaK e

OfHO [ONOMHMTUNBHOE HeTpadapeTHoe npepbiBa-
Hue

— 5V-opnodasubii TakT M 5 V-nutaHMe NOCTOSHHOrO
CTaHAAPTHOrO HanpseHus

~ Bo3MoOxHO nopknoueHue CTAHOAPTHbLIX AMHAMU-
YEeCKMX U CTAaTUHECKHUX yMNOB MaMATHU

— UnrterpupoBaHHas AuHaMMUYecKas NaMsaTb MpH Ko-
Topoit Heob6xonMMO nepuoauueckoe Bo3oGHoBRe-
HUe uHpopmauum

~ Bxopabl monHocTbio coBmecTumbl ¢ TTJ1, Harpysou-
Has cnocobHOCTb “BbLIXOJOB — OfHa CTaHAapTHas
TTN-Harpyska

Fpynnbl KOMaHg,

— 8-6uTHble 3apsaAHbIE KOMaHAbI

peructp obmena

— 8-6uTHbIE apUPMeTHUECKHE M NIOTMHECKME KOMaHAbI
— POTaLMOHHbIE KOMaHAbl U KOMaHabl CABUra

— BBOAHbIE M BbIBOAHble KOMaHpAbI

— KOMaHAbl BO3BPALleHMs

— 16-6uTHbIE apupMeTHUECKME KOMaHAbI

2 16-6utHble 3apsafHble KOMaHfbl

— 60K TPaHCMOPTHBIX M MOMCKOBBIX KOMaHA

- 611'";“:!6 onepaumm

— KOMaHfa Bbi30Ba

— KOMaHfbl NEPEXOAA OT O[HOM K BPYTrOM NPOrpammbl

Grenzdaten
MpepenbHble 3HaueHun

Informationsdaten bei Ucc =5V 9. =0...70°C
MHbOpMaLMOHHbIE [aHHbIE NPH

[T

—0,5...7V

—0,5...7V
0...70°C

—55...125°C
1.1W

Ucc
Ui
Uin
Uie
Uine
UoL
Uon
lec
Iu

te
tw(ch)
twicr)
tr b

AT ATIVIA T T

4,75...525V
—05 ...08 V
20 ...UccV
—0,5 ...0,45V
Ucce—0,2 ...UccV
0,4V
2,4V
200 mA
10 uA
400..." ns
180...2000 ns
180...2000 ns
30 ns

M te = twen) F twieny F &+ &
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Integrierte Schaltkreise

TORQ, M1. MREQ, RD
WR, RFSH

HALT, WAIT, INT
NMI, RESET
BUSRQ. BUSAK

U8soD
Blockschaltung
Briok cxema

o |

!
D2 ‘
D3

D4

D5

*-——| ZVE
Do

] AQ
i A1l

DO..07

Z

Daten-Bus
Steuverung

S

CPU-
und System-
Steuersignale

8

VAN

['8-Bit Datenbus 5

Arithmetisch
logische

interner Datenbus ~,> Einheit(ALU)|

Befehls- Befehls-
dekoder und register
CPU-
Steuerung
3
CPU-

-

Steuerung 4

2
UccUss C©
Eract
1 ras0a
Ginoa®

10

N

W N o Wnm

UnTerpanbhbie CXEMBbI

CMrHanb! yripaBneHms LeHTPanbHbIM
nepepabaTbiBAOLWMM YCTPORCTBOM
(CPU) u cucremoii

AeKoampyiolee yCTPOMCTBO KOMaHA
M ynpaeneHue LEHTPanbHoOro nepe-
pabaTtbiBaloLWlero ycTpoicTaa

pPerucTp KomaHpg

ynpasneHuMe LEHTPANbHOrO
nepepabaTbiBaloliero ycTpoicTea

8-6uTHas nuHMA MHbOPMaLUM
ynpasnexnue nMHUM MHDOPMaLMM

CPU-Register BHYTPEHHas nuHua MHPOopMaLUu
) 8 perucTp ueHTpanbHoro nepepabartbi-
Baloulero ycrpomicrea
9 appeccHoe ynpaereHue
10 apumeTHuecKUit U normueckuii Bnok
Adressen-
Stevertng 11 16-6utHas agpeccHas nMHUS
] MHpopMaumm
|16 Bit Adressenbus 11
AO0..A15
Pin-Anzahl
Konuuecteo sbisofos
n Iy l2max b Typ  Tun
40 47,5 52,0 15,0 U 8sobD
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Integrierte Schaltkreise

Schaltkreis fiir parallele Ein- und Ausgabe
Cxema Ans napannensHOi NofaqM M Bbiaauu

HuTerpanbhbie CXEMbl

U855D Programmierbarer Parallel-Ein/Ausgabeschaltkreis in
n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie fir den Einsatz in-
nerhalb des Systems der Il. Leistungsklasse mit folgen-
den Eigenschaften:

— Interruptmdglichkeit im Quittungsbetrieb fir schnelle
Anforderungsbearbeitung

— Folgende Betriebsarten sind méglich:
- Byte — Ausgabe (Betriebsart 0)
- Byte — Eingabe (Betriebsart 1)
+ Byte — Ein-/Ausgabe (bidirektionaler Betrieb, nur
fiir Port A méglich) (Betriebsart 2)

- Bit — Ein-/Ausgabe (Betriebsart 3)

— Interruptbearbeitung kann den Bedingungen des
peripheren Gerétes angepaft programmiert werden

— Ein- und Ausgénge sind TTL-kompatibel

— Automatische Interrupt-Vektorerzeugung und Priori-
tatskodierung durch Kaskadierung der Bausteine

— Ausgéinge des Ports B sind fiir den direkten An-
schluB von Darlington-Transistoren geeignet

Mporpammupyemas napannenbHas uHTerpanbHas cxe-
Ma nofiaum ¥ BbIAAYM MO N-KAHANBHOMN TEXHONOrMM Ha
KPEMHMEBOW OCHOBE MPUMEHSIEMas ANS CUCTEMB
ll-ro Knacca MoOWHOCTH, CO CnefyloWMMHM XapaKTep-
HBIMM KauecTBamu:

—~ BO3MOXHOCTb NPEpbLIBAHUA B NpPoLLEcce KBMTUPO-
BaHus ana Gbictpoil nepepaboTky 3anpoca MHGOpP-
Maumm

— BO3MOXMHbI Cneaylolue BUABLI PEXMMBI PaboTki:

- Gant Boifaum (pexum paborsr 0)

- 6anr nopaun (pexmnm pabortbt 1)°

+ Gait nopaun/sBbigaum (pabota uHpOpMauuu B
ABYX HanpaBneHWsx TOnbKo Ans nopTa A — pe-
wum pabotbr 2) .

- 6aiit nopaun/ebifaun (pexmum pabortsi 3)

— nepepaboTKy NPepbIBEHMS MOXHO NPOrpPammHupo-
BaTb B COOTBETCTBMMU C YCNOBUSIMM NepHrepuiHOro
npubopa

— BXOfAblI M BbIXOgU coBMeCTUMbI ¢ TTJ1

— aBTOMaTMuecKoe npepbiBaHue BbIPaboTKU BEKTOPOB
M NPUOPUTETHOE KOAMPOBAHME NPM NOMOLLM Kac-
Kafa CTPYKTYPHbIX 3/IEMEHTOB

— BeiXxofbl nopra b noaxopaswm pns npsmoro nogknio-
YeHHUs [APNMHITOHCKMX TPaH3UCTOPOB

Grenzdaten
MpepensHble 3HaYeHUs

Informationsdaten bei Ucc =5V 9, =0...70°C
UHpopmaLmonHbie aaHHbIe NPpU

Uee =-—05...7V
U, =—05...7V
Pa =0...70°C
Py =1,1W

Uce =475...525V

Ui =-—05...08V

U|H =2,0...Uccv

Ute =-—-05...045V
Umc = UCC ——0.2...UccV

Uoo <04V

Uow =24V

lec < 100 mA

||_| < 10 ﬂA

tc =400..."%ns

twicny = 180...2000 ns
twicr) = 180...200 ns
tntr <30ns

W te = twewy Ftwey +t+ b
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Integrierte Schaltkreise HuTerpanbHbie CXEMBI

400 D3 19 Do [P0 Ao to15
391 D4 20 o—| D1 A1 —o14
38[1 D5 10+ D2 A2 |—o13
o 107G 400108 N Y
3 :
= AN S L -
3401 B7 D6 A6 o8
3301 B6 3 0 AT |07
321 85 20407 "ARDY |0 18
311 B4 16 AsTB | o ~ o 27
3001 B3 17 BSTB B1 o028
2007 B2 6 B/A B2 029
28[1 B1 5 c/B B3 (o030
273 BO B4 —o 31
4 CE
261 Ucc M1 B5 l—o 32
2501 C 37 B6 |33
2417 1El 36 IORQ B7 }o34
2301 INT 35 o9 RD BRDY o 21
2203 IEO 250— C INT 23
2111 BRDY 24 o—{ IEl IEC 22
Ugs U C IEQINT IE}
\ gtwm Interne Interrupt 1 wuHa (nuHR MHOPMaLLUK)
Datenbsns leitungen  _ Steuarlog|k4 Steuerung 5 2 uyens ynpasneHus
DO...D7 y) 3
cpu obuwan
EdRed e w ofu,
4 BHYTpeHHas NOrvMKa ynpasneHus
CP]U/ gun erarBoe 6 Uec 5 ynpaBneHue npepbsiBaHus
6 BHyTpeHHas obluas nuHuR
c UHpopMaLUK
N 7,8 KawWan
KT%M Kal';aola 9 RaHHble W ynpaeneHue
8 10 curHansl KBUTMPaBaHMA
SN 0 |1
9 10
Datenund Quittierungs-  Datenund  Quittierungs-
Steusrung signale Steuerung signale
A0..AT ARBY,ASTB B0.. B7 BRDY,BSTB
U 855D
Blockschaltung

Bnok cxema

2max Eme ®

I : Pin-Anzahl
g1 T Konuuecteo euiBosoB
% - .
... n l4 l2max b Typ Tun
max0,5!  mas04
. ot - 40 47,5 52,0 15,0 u8s5D
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Integrierte Schaltkreise

" Serieller Ein-Ausgabeschaltkreis

CepuiiHas cxema nofauu ¥ Bbiaaum

HuTerpanbHbie CXeMbl

U856 D

Programmierbarer, zweikanaliger serieller Ein-Aus-
gabeschaltkreis in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie
fur den Einsatz innerhalb des Systems der Il. Leistungs-
klasse mit folgenden Eigenschaften:

— 4 unabhdngige serielle Ports: zwei Sender-, sowie
Empféngerports
— asynchrone oder synchrone Arbeitsweise

— asynchrone Daten mit 5, 6, 7 oder 8 Datenbits, 1,
11/2 oder 2 Stoppbits und gerader, ungerader oder
keiner Paritdtserzeugung bzw. Paritétspriiffung

— Paritats-, Oberlauf- und Rahmenfehlerkennung

— Break-Erzeugung und -Erkennung
— alle Eingénge und Ausgdnge voll TTL-kompatibel

— Taktvarianten: x1, x16, x32, x64
— Dateniibertragungsarten: 0 bis 550 k bit/s
— 4 Eingénge / 4 Ausg&nge zur MODEM-Steuerung

— volle F&higkeit zur Arbeit nach HDLC einschlieBlich
Verarbeitung des I-Feld-Restes

— interne oder externe Zeichensynchronisation mit
automatischer Einfligung von Synchronisationszei-
chen und Flags

— Betriebszustand ,AdreBerkennung” bei SDLC/ADLC

— Betriebszustand »Synchronisationsbyteunterdriik-
kung“ bei mono- und bisynchroner Arbeitsweise

— Die hohen Ubertragungsraten und die automatische
CRC-Erzeugung gestatten die direkte Zusammen-
schaltung mit Floppy-Disk-Speichern doppelter
Dichte, ohne daB direkter Speicherzugriff erforder-
lich ist

- empfangene Daten und Fehlerregister sind vierfach,
zu sendende Daten zweifach gepuffert

— Leistungsféhige Interruptstruktur durch wahlweise
festen oder variablen Interruptrektor

— CRC-16 oder CRC-C CITT — (0 und -1) -Prifpolynom

— giiltige empfangene Daten vor Uberschreiben ge-
schiitzt

— 5 V-Einphasentakt und eine einzige 5 V-Gleichspan-
nungsversorgung

— Prioritatslogik durch Kaskadierung der Bausteine

Mporpammupyemas AByXKaHanbHas cepuiHasl CXema
nopayu W BbIAAYM MO N-KaHaNbHOM TEXHONOTMM Ha
KPEMHMEBOM OCHOBE NpMMeHsieman ans cuctemst ll-ro

Kflacca MOWHOCTHM CO cnefyrouwMMK XapaKTepHbIMU
KayecTBamMu:

4 He3aBMCUMMBIX CEpHIfHBIX NMOPTOB: ABa Ans nepe-
AauYX M ABa ANs NpUema ‘
ACHHXPOHHBIA MIIK CUHXPOHHBIN MPUHLUKA PEXMMa

paboTsl ‘
ACUHXPOHHbIE AaHHble ¢ 5, 6, 7 unu 8-6MTKOB AaH-
Heix 1,1 1/2 unu 2 cTolHbIX BUTKOB; YeTHas, HeveT-
Has (MNM Ke HUKaKOM) BbIPaboTKa NapUTETHOrO CHUr-
Hana, a TaK e KOHTPOSb Ha napMrTeT ‘

ycTaHaBneHue ownbku B naputete uvnu nepenon-
HEHKe

BbIpaboTKa M Paccrnon3HaBaHWe NpepbiBaHUS ‘
BCE BXOAbl M BbIXOAbl MONHOCTEIO COBMECTMMM C

Tn

sBapuaHTbl TaktoB: x1, x16, x36, x64
craska nepepasaembix gaHHeix: 0 go 550 K 6ut/s

4 Bxopa/4 BbIXOAA K YNpaBneHWio mopaynsTopa M
Aemoaynstopa ‘
nonHas cnocobHocts ana pabotel no HDLC, sknio-
uuTenbHo nepepaborka I-ro nons ocrarka |

BHyTpeHHass Unu BHELWHas CHHXPOHM3auus curHana
nocpencTBOM aBTOMATHMUECKOIrO BBEAEHUST CHMHXPO- |
HU3UPOBAHHOIO CUrHana u 6urka

pexum paboTel «afpeccHoe paccrosHaBaHKEe» MpH |
SDLC/ADLC

pemum paboThl «3arnyujeHne CHHXPOHKU3IUPYIOLLEro
Galitan npuM_ MOHO- M GMCHHXPOHHOTFO MNpPMHUMNa
paborsl

BLICOKME CTABKW NEPEAaun U aBTOMAaTMUECKAs Bbi-
pabotka CRC-curnana paroT BO3MOMHOCTL Ans
NPSIMOrO COBMECTHOrO BKIIOHUEHMS MNACTMHKOBOIO
(AMCKOBOro) NamMsaTHOro yCTpoicTea ABOMHON NNOT-
HocTH, 6e3 HeobxoammocTu npsimoro obpatueHus
C NamsaTbio

perucTp nony4aembix AaHHbIX M peructp owubok
cHabeHbl yeTbipexkpaTHeiM Bydepom, a pernctp
NoChINaeMbiX aHHbix — ABYMs Bycdepamu
MOBLILEHHAas MOWHOCTb CTPYKTYpbl WHTEppYna
(npepsbiBaHus) NOCPeACTBOM NOCTOSIHHOIO MAM npe-
MEHHOro BeKTOpa MHTeppyna

uccnbeitatensHblie nonuHomsl ans CRC-16 unu CRC-C
CITT = (0 u 1)

AEUCTBUTENbHbIE NOMYUYEHHbIE AaHHble 3alMLLEHb
nepef NOBTOPHOM 3anucu

5V opHodasHbili TakT M opHO epauHcTBeHHoe 5V
NUMTaHKe NOCTOSIHHOTO HarpsHKeHUs

noruka NpPMOpMTETa NOCPEACTBOM KAackafa CTPykK-
TYPHBIX 3NE€MEHTOB

1

Grenzdaten
MpepensHbie 3HaueHUs

Ucc
U
Da
Py

—05...7V
—0,5...7V
0...70°C
1.1W

Informationsdaten bei Ucc =5V ¥, =0...70°C
MHdpopmaumoHHbie faHHbie npu
Uecce =475...525V
Ui =-—05...08V
U =—=20...UccV
Uie =-—05...045V
UIHC = Ucc —0,2 BN Uc C V
Uor =04V
Uonw =24V
|cc << 140 mA
I < 10 A
1c =400..." ns
twcny = 180...2000 ns
*twcty = 180...2000 ns
t, tr =~30ns

N te = twery + twery + e +
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Integrierte Schaltkreise

Ucc
W/RDYA
SYNCA
RxDA
RxCA
TxCA
TxDA
DTRA
RTSA
CTSA
DCDA

DO D7 Daten_

AD. M1.IORQ Steuer
B/A C/D CEBus
RESET

Uss
W/RDYB
SYNCB
RxDB
RxTxCB
TxDB
DTRB

34 0—
33 0
6 0—
20 o0—

HunTerpanbubie cxembl

B/A
C/D
13}

SIO

WAIT READY_ SYNCA

max0.5;

TxDA TxCA AxCAl RxDA 1 MynbTHnnekcep-nepegaTumk
2 CMHXPOHHbIN perucTp
[‘— = ._ KANAL 1 3 CRC-renepatop
| refregster | | 4 peructp nepepauiu
I J . | ] Shit-Bit-Insert-curuana
| Sende- [Sende- Empfanger- Empfanger- 5 6yq)ep nepepauu
i-{multiplexer ———1Generator wteuerung  |steuerung Sync- I 6 ynpaeneuue nepepaum
1 3 7 Register 10 1
| 1 ] S | 7 ynpaBneHue npuemHuKa
\ L Sende St e dister WR Epanger cic | 8 peructp ynpaeneHus
t ert N - t/Bit - M
| Winsert Reg . Sl e | 9 peructp craryca
| T 1 I ! 10 CHHXPOHHBIA PerucTp NPUEeMHHKa
| Sen. S 0 | o [Etenge | 11 peructp npuema
rff fer - Error Puffer H . . .
(FFEO M s (otereg AR) I(FIFO)(S) 2 (FFOY () 14] | Shift-Bit-Strip-curnana
L. — - - — — t—— — ——| — i 12 6ycdep npuemHuka
1 |
8. ICPU Bus ! . b i 13 recrep CRC
7 ) b . | : 14 npuemuuk Gydepa owmbrm
L | l Q J\l 15 cpwm obwas
- Ty P 16 BHYTpeHHas noruka ynpasneHus
) 17 BHyTpeHHas obujas nuHWA
Tnterne . MHOPMaumm
INTERR 13 |gteverlogik . o
18 BHewmwbIl cTaTyC
U 856 D Blockschaltung / Struktur eines Kanals
bBnok cxema [ cTpyKTypa ofHOro kanana
Pin-Anzahl
- KonuuecTBo BbIBOAOB
- ? ? n |1 'Zmax b Typ Tun
A 40 47,5 52,0 15,0 U 856 D
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Integrierte Schaltkreise

Zghler-Zeitgeber-Baustein
CueTHO-BpeMsizafalolmii CTPYKTYPHbBIN 3NeMeHT

Hurerpanbhbie cxembl

u8s7D

Programmierbarer Zd&hler/Zeitgeber-Baustein in n-Ka-
nal-Silicon-Gate-Technologie fiir den Einsatz innerhalb
des Systems der Ik Leistungsklasse mit folgenden
Eigenschaften:

— Alle Ein- und Ausgénge sind voll TTL-kompatibel.

— Es wird nur eine +5 V-Versorgungsspannung be-
nétigt.

— Es existieren 4 voneinander unabhdéngige, software-
programmierbare 8-bit-Z&hler, 16-bit-Zeitgeber-Ka-
ndle. Jeder dieser Kanéle kann wahlweise als Zdhler
oder Zeitgeber verwendet werden. Es sind Vorteiler
durch 16 oder 256 fiir jeden Zeitergeber-Kanal még-
lich.

— Es kénnen Interrupts bei Erreichen von programmd-
Big festgelegten Zdhler- oder Zeitgeber-Werten pro-
grammiert werden.

— Automatische Interrupt-Vektorbereitstellung  und
Prioritdtskodierung ohne zusétzlichen Schaltungs-
aufwand durch Kaskadierung der Bausteine.

—~ Die Ausgéinge (ZC/TO 1...TO 3) der drei heraus-
gefiihrten Kanéle sind zum AnschluB von Darlington-
Transistoren geeignet.

— Die maximale Zd&hlfrequenz bei der Betriebsart
»Zéhler” ist fc/a.

MporpamMmupyemblii CHETHO-BPEMSI3aAAIOLWMIA CTPYK-

. TYPHBIA 3JI@€MEHT MO N-KaHanbHOW TEXHONIOrUU Ha
KPEeMHHEBOW OCHOBE TIPUMMEHSEMbIM [N CUCTEeMBI
BTOPOrO KNacca MOLHOCTH CO CnefylouMMHM Xapak-
TEPHbIMK KaYEeCTBaMM:

— BCe BXOAbl COBMECTMMbI NonHoctsio ¢ TTJ1

— HeOBXOAMMO TONBLKO OLMHO HAaNpPsIKEHHE MMUTaHUS
+5V

— CywecTByeT 4 apyr OT gpyra HE3aBUCHMBbIX, B COOT-
BETCTBMM C 3aKa3om notpebutens nporpammupy-
emble 8-BMTHbIX cueTHWKOB, 6-BUTHBIX Bpems3apa-
IOLWMX yKa3aTenem

— KamAblid U2 3TMX KaHaNOB MOXHO MCCMNON30BaTbh MO
BLIGOPY CUETHMKOM MMM yKazaTenem .

— ANS K&XAOro BPEMs3a[alolero KaHana BO3MOXKHA
MH(OPMAUUs C NPerMMYyLLECTBOM nocpencTBom 16
unu 256

— NOCpeACTBOM NPefBaPMTENBHOrO NPOrpaMMHUpOBa-
HUSI CTOMHOCTM CUETUMKA MNKM faTUMKa BPEMEHH BO3-
MOXEM PeXMM NpepbiBaHUs

— aBToMartnueckas BbipaboTKa BEKTOPHbLIX BENHYYH
AN NPEpPLIBAHUA M NPUOPUTETHOrO KOAMPOBAHMS
BO3MOXHa MNPy NOMOLUM KaCKafiHbIX CBA3EH rpaama-
HbIX YCTpOMicTB, 6e3 [OPONHUTENbHBIX CXEMHbIX
3arpar

~ Bbixogbl (ZC/TO 1...TO 3) 1pex ebieeseHHbIX KaHa-
NOB NOAXOASUWIM ANS NOAKMNIOUEHUS AAPJMHITOHC-
KWX TPAH3UCTOPOB

— MaKCKMAarnbHas cdeTHas 4acToTa NP peXume pa-
6oTbl «cHeTuMK» paBHseTcs f/o.

Grenzdaten
MpepensHble 3Ha4YeHUs

Informationsdaten bei Ucc =5V d, =0...70°C
MHdopMaumoHHble faHHbIE Npu

Ucce
Pa
Pv

=—05...7V
0...70°C
=07W"’

Ucc
Ui

IH
Uie
Uine
UoL
Uown
lec
tc

tw(cH)
twicy)

try b

=475...525V
=-—05...08V
=2...Uccv

= —0,5...08V

= Ucc——o,z...UccV
<04V

=24V ’
<< 100 mA
=400...% ns

= 180...2000 ns

= 180...2000 ns

< 30ns

) tc = twien) +tweny + 4+t
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Integrierte Schaltkreise HuTerpanbHbie CXeMbI

-
25 o—{ DO CTC

26 o—D1
27 o— D2
28 0—}D3
01 o—fD4
02 o—D5
03 0— D6
04 o—]D7
16 o—QCE
18 o— KS0
19 o—{KS1
14 o—gQMt
10 o—gIORQ IEO o1

06 o—pRD ZC/To0}—o 07
13 ot zcto1 }—o 08
23 o-{crRGo0 2€/1021—o0 09

22 o—] C/TRG1

21 o—{C/TRG2
20 o—{C/TRG3
17 RESET

15 C INT g 12

IEl IEQ INT

1 4

Datenbus  Steuerbus
D0..D7  CE,KSO,KS1 g‘t:?;ﬁog;k Srerupt 1 BHewHue ycTpoiicTea (MHTepgdeiic)
2

M1, IORQ, RD Steuerlogik | K LLeHTPanbHOMY YNpPaeneHu1io

sl 6 06paboTkM MHDOPMaL MK
2 noruka BHYTPEHHOrO YrnpaBfieHus

Inteiface :
Z’:IEPU . interner Bus 4 3 noruka ynpasneHus npepbiBaHUA

1 T 4 BHyTpeHHas obuias nuHus

f 1 f MHpOPMaL MK
RESET C UggUcc 5-8 kaHan @, 1, 2, 3
9 wwuHa (obutas nuHUs MHDOPMaLMH)

10 obuwias nuHUs ynpasneHus

K?anal Ka1nal Kanal Kanal
5 6 2 7 3 8

RN

C/TRGO ZC/T00 C/TRG! ZC/T01 C/TRG2 ZC/T02 C/TRG3

U 857D Blockschaltung
Bnok cxema

12mes [ '
tme > Pin-Anzahl
--- Konuuecrso sbiBOAOB

) n I4 l2max b Typ  Tun

mex0S; w mee04 28 32,5 37,0 15,0 us8s7D
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Integrierte Schaltkreise

8 bit Verarbeitungsschaltkreis fiir Mikrorechner

‘BoctupaspsigHas nepepaborteiBalowas UC ans mukpo-I3BM

UnTerpanbHbie CXeMbl

U830 C - n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie N-KaHan-TeXHONOIMsi C KPEMHEBbLIMU 3aTBOPaMK
— Kaskadierung bis zu 4 Schaltkreisen U 830 C zur Er- — BO3MOHOe 0Bpa3oBaHMe KaCKafoB, COCTOSLLMX U3
héhung der Verarbeitungsbreite mdglich 4 UC (MakcumanbHO), [ns pactupeHus nepepaba-
TbIBAEMOM MH(pOPMaLMK
— Mikrobefehlssteuerung liber 14 bit-Bus — ynpaBneHue MHUKpOKOMaHfamu uepes 14-paspsg-
HYIO NUHUIC MH(OPMALHIO 3
— Mikrobefehlssatz mit 58 Befehlen (u. a. fiir Addition, — nabop u3 58 MukpokomaHa (M. n. ans CNOMEHUS,
Subtraktion, logische Funktionen, Transporte, Ver- OTHMMAaHMs, NOrMUEcKMX YHKUMHK, TPAHCMOPTOB,
schiebungen, Komplementbildung, Inkrement, De- CABWMIFOB, OAHOPAa3psifHbIX ONEpPauMi [EeCATUUHBIX
krement, Einzelbitoperationen, Dezimalkorrekturen) KOppEeKLHi)
~ Datenein- und ausgabe erfolgt tiber 2 gleichwertige — BBOJ, M BbIBOJ [AaHHbIX OCyLieCTBRsieTCsi yepes 2
bidirektionale Kanéle K1 und K2 PaBMO3HAUHBIX ABYHanposneHHbIx kananos K1 u K2
— Ein- und Ausgabe der Flags (N, Z, V, C) iiber den — BBOJ M BLIBOA no3HoBatensHbix 6utoe (N, Z, V, C)
Kanal K3 ocyuwiecTBasercs yepes kaHan K3
— 18 interne Register — 18 BHYTPEHHbIX PerucTpoB
— asynchrone Arbeitsweise —~ 8CUMHXPOHHbIN cnocob aencTaus
— TTL-kompatibel, die Ausgdnge kdénnen eine Stan: — coBmecTMMO ¢ TTJ1, Ha BBIXOLbI MOXHO NOAKNIOYATH
dard-TTL-Last treiben cranpaptHyio TTJI-Harpy3sky
— nur eine Betriebsspannung von 5V & 59, — ogHo nuTarolyee Hanpskende 5V 50/,
— 48-poliges Keramik-Gehé&use — KepaMMHueckui kopnyc ¢ 48-Mu BbIBOAAMM
Grenzdaten?) Betriebsbedingungen?) Informationsdaten?)

ﬂpep,enbnble 3HaYeHUus

Ycnoeus akcnnyataumu

MudopmaymoHHbIe AaHHbIE.

Ucc = ——0,5...7V UCC = 4,75...5.25V UOL S 0-4V
U =—05...7V UL =—0,5...08V Uow =24V
Uo = —0.5...7 V U]H = 2V‘..Ucc ICC g 340 mA
Jseg = —65...150 °C #e =0...70°C I, =<10uA
Py =18W C. < 100pF C <10pF
25 S1 ALU S3 23
26 o—{ s2 s4 22
= -
21 o—f F1 KIW 3
27 0— F2 KIP 4
=
KIBO }—o 28
kewdt ) ash ucc KIB1 |—o 29
K2P 2 471 K3BO KiB2 |—o 30
Kiw g3 460 K3B1 K183 |—o 31
KiP a4 45p K382 KB4 |—o 32
RZR (5 441 K3B3 KiB5 |—o 33
MKo 36 43[) K2B7 KiB6 |—o 34
MKi g7 42 K286 KiB7 |—o 35
MK2 8 4151 K2B5 —
MK3 [}9 40p) K2B4 K2BO |—o 36
MK4 10 . 391 K2B3 K2B1 |—o 37
MK5 En 3801 K2B2 K2B2 }—o 38
MKe 12 3701 K2B1 K2B3 }—o 39
MK7 13 36f1 K2BO K2B4 }—o 40
MK8 (J14 3501 K1B7 K2B5 {—o 41
MKS 15 34 K1B6 K2B6 |—o 42
MK10 16 33p KiBS K2B7 }—o 43
MKt 17 32p kiB4
MK12 ]18 31 K1B3 K2w 1 i
MKT3 19 30p kiB2 K2P g: 2 f{'n'Anmhl
wer d20 20h KiB1 — OJIMYECTBO BbLIBOROB
F1 5 21 2841 K1BO K3BO }—o 47
S4 []22 27{1 F2 K381 }—o 46 n |1 |2max b Typ Tun
S3 )23 26 |1 82 K3B2 f-—o0 45
Uss []24 2511 §1 K3B3 f-—o 44 48 58,2 60 14,8 Us3nC, uddcC
uUs3oC
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Integrierte Schaltkreise

Bus-AnpaBschaltkreis fiir Mikrorechner

Cornacupyrowwas Ha nuHuio mHPopmauun MC ans mukpo-O2BM

Hurerpanbhbie CXEMbI

uss4sC

— n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie

— Steuerschaltkreis flir Anpassung peripherer Einhei-
ten an den Rechnerbus von SKR-Kleinrechnern

— programmierte Steuerung des Datenflusses zwischen
Prozessor und peripheren Einheiten (U834 C als
Slave) .

— Steuerung des Datenflusses zwischen Speicher und
peripheren Einheiten (U 834 C als Master)

— Weiterleitung von Meldungen der peripheren Ein-
heiten (Interruptanforderungen, DMA-Anforderun-
gen) an den Prozessor

ist in 1152 verschiedenen funktionellen
Varianten vom Prozessor programmierbar

— kurze Operationszeiten

— asynchrone Arbeitsweise

— TTL-kompatibel, die Ausgéinge kénnen eine Stan-
dard-TTL-Last treiben

. — nur eine Betriebsspannung von 5V + 59

— 48-poliges DIL-Keramik-Gehduse

-us3C

— N-KaHan-TeXHONOIUsi C KPEMHEBbIMW 3aTBOPaMK
— UC pns cornacoBaHusi BHELUHUX egMHUL, C NIMHKUEN

uHpopmaumeii B manbix IBM tina «SKR»

nporpamMupyemoe ynpasneHue MNOTOKOM MHOpP-
MauMU MEeMJy MpOLECCOPOM M BHELIHMX efWHML,
(U 834 C — noguuHeHHas eamHuLa)

ynpasneH1e NOTOKOM AaHHBIX MEXAY HaKomMTenem
u eBHewnux eauHuy (U 834 C — ynpaensioulast egu-
HULR)

nepepaqya MHGOPMaLMK BHELHUX eauHuy, (npepsbi-
Banne, DMA-tpe6osaHus) B npoueccop

U834 C: nporpammupyemas B 1152 pasnuunbix
PYyHKLMOHaNbHbIX BapuaHTax npouyeccopom UC

KOpOTKHe BpemeHa paborTbi

ACHHXPOHHBIN cnocopg AercTBus

cosmectiMo ¢ TTJ1, Ha BbIXOALI MOXHO MOAKAIOYATL
crangaprHyto TTJl-Harpy3ky

onHoO nuTatowee Hanpsxenue 5V £ 50
KepamH1uyeckuit kopnyc c 48-mu BuiBOAAMM

Grenzdaten?)
MpepenesHble 3Ha4YeHUs

Betriebsbedingungen)
Ycnosus akcnnyataumu

Informationsdaten?)
UnpopmaumonHbie faHHble

Ucc = —0,5...7V Ucc = 4,75...5,25 \Y lJOL S 0.4 \%
U =-05..7V U, =—05...08V Uonw =24V
Uo =—0,5...7V U| = 2V...Ucc 'cc <180 mA
Pv =1,2W (a =0...700C |||_ S10MA
CL << 100 pF C' S10 pF
tez < 2,5 us (Master-Betrieb/
PeXMM: ynpasnsiowas eguHUua)
thi11 = 120 ns?), 560 ns?)
(Master DATEIN)
tmos => 200 ns?), 560 ns?)
tmos => 200 ns?), 560 ns?)
tso1s = 120 nsz). 560 nsz)
tso19 = 120 l’lSz), 560 nsz)
tsito = —25 ns?), 360 ns?)
tsi11 = —25 ns?), 360 ns?)
) alle Spannungen auf Uss bezogen ) Bce HanpsikeHus oTHocuTenbHo Uss
2) durch Anfangseinstellung programmierbar 2) nporpamMupyembiii HauanLHOi yCTaHOBKOM
5 DAc | BA | pas 13
6 DA1 " DAS 4
7 DA2 DA10 15
8 DA3 DA 16
9 DA4 DA12 17
10 DAS5 DA13 18
. 1 DA6 DA14 19
sadr 7 a8h Ucc 12 DA7 DA15 20
s22 a7p AEIN =
s11]3 46 [1 SESPN 34 O—1 DEIN DA16 @ O 25
T2 0} 4 45 SESPH 35 O—- FKT DA17 26
DAO [} 5 44 E ANSYS 36 0—1 DAUS
DAiQe 43 0 SEND ZEN |—o0 40
DA2 (17 a2p zs 30 O0—] GENLO| ZEH |—o0 41
DA3 Os8 #1p zEH ZS —0 42
DA4 {9 a0 p zen 21 0— R1
DAS [ 10 39 1 ERK 22 0—] R2 S3 |—o1
DAB 11 38 1 UANF 23 O—R3 S2 |—o 2
DA7 E 12 37 |0 UERKE 28 o—| R4 S1}—o3
DA8 [ 13 36 | DAUS
BA“‘E 14 35 D FKT a7 0—4 AEIN T2 |—o04
DA10 15 34 P DEIN T1 }—0 33
"A‘ﬁé 16 33p T 27 0— SYNE
DA12 Q17 32 P ANF - ERK 39
DA13 ] 18 311 ANTE 31 O—1 ANTE smoﬁas
DA14 5 19 30 p GENLO IANSYS | —0 44
DAI5 [ 20 29 ) ASGEW 45 O—] SESPH
rRigd2r 28 [ R4 46 O—] SESPN ANF }—o0 32
R2 22 27 [ SYNE j UANF }—o 38
R3 ] 23 26 [1 DAT7 29 O-TASG
Uss [J 24 25 [ DA16 37 O—§ UERKE
us3sC
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Integrierte Schaltkreise Huterpanbhbie cXeMbl

Rechner-Schaltkreis U 825 G
HC pns MuKkpoKaneKynstopos

|
CMOS-Rechnerschaltkreis mit integrierter Uhrenfunktion und LCD-Ansteuerung ' 1
KMORM-UC ¢ HHTerparbHbIMK YacamM M CXeMOH YNPaBneHMs AMcuneeM Ha MHMAKMX KpucTannax ‘

U825G - Interner Oszillator fiir QuarzanschluB —~ BHYTPEHHBIX OCUMNAATOP AN NOAKMNIOUEHUS Ksapua\'
— Interne Tastaturdekodierung und -entprellung — BHYTpeHHblE fleKofupoBaHue U aeBubpuposaHre
; TacraTypsl .
— Ansteuerung eines piezoelektrischen Summers und — ynpaBneHKe nMe3o3NneKTPUHECKUM 3YMMEPOM
des LCD durch einen integrierten Ausgangstreiber M AMCnAeem Ha XUAKWMX KpUCTannax yepes mHTe-
: rpankHbIi BLIXOAHOKW Apaieep
— Fehlanzeige bei unerlaubten oder nicht definierten — MHAMKaLMS HeonpepeneHHbIX W 3anpeujeHHbIX
Operationen onepaumit
— Fihrungsnullunterdriickung — nopAaBneHue HeHYXHbIX Hynei nepef, 3ansamoii
— Auswahl der Rechner- oder Zeitanzeige durch — BbIBOP MOKa3aHMs KanbKynsiTopa MM YaCOB BBOAOM
Tasteneingabe yepes.Tacratypy
— Rechnerteil: ~ KanbKyASTOPHas 4acTb:
- 4 Grundrechenarten * 4 OCHOBbIX OEHCTBUS
- Konstanten- und Kettenoperationen * UenHble onepauus, AeACTBUS C KOHCTaHTaMMu
+ Prozent- und Wurzelberechnung 1 Speicher * BBIUMCNEHWUE KOPHEN M NPOLEHTOB 1 MamsTb
- Speicheraddition und -subtraktion © CNOXMEHHE B NaMsThb, BBIYETAHUE M3 NaMSTH
- Speicherrechnung mit Uberlaufanzeige + paboTa ¢ NamaTbio M MHAMKALUA Meperpy3xu
namsTm
- Rechenbereich 107...108 -1 + AmanasoH sbiumcnennin 107...108 —1
- Gleitkommadarstellung ’
— Uhrenteil: — yachi:
- Quarzzeitbasis . * Ha KBOPLEBOL OCHOBE
- Zeitanzeige in 12 h — Darstellung von Datum, - uHAMKauus Bpemenu B 12-yacosom obpose, Aath
Wochentag, Tageshdlfte, Stunden und Minuten AHA Hefenu, NONOBMHBLI CYTKM, HACOB M MMHYT
- getrennte Stellmdglichkeit flir alle Teile der Zeit- * OTAEeNbHbIE BO3MOXHOCTU PErynMpoBKU BCex
anzeige yactell MHAWKAUUKM BPEMEHHU
- Weckeinrichtung - 6y AMnbHUK
— Stoppuhr — cexkyHpomep
- Funktion unabhdéngig von der Uhr * AeMCcTBHE HEe3aBUCMMO OT YacoB
- Anzeige und Speicherung der Rundenzeit bei * MHOMKALMS M HAaKOMNNEeHWe BPEMEHM BUTKE MPH
laufender Zeit MAyUWeM BpemeHu N
- Anzeige 9 h 59’ 59,97 * MHguKauua 9y 597 59,97
+ Anzeigegenauigkeit 0,1 s * ToyHocts 0,1 cek
Grenzwerte Betriebsbedingungen Elektrische Kennwerte
MpepensHbie 3HauYeHUs Ycnoeus akcnnyatauuu neKTpuueckue napameTpsi
bei/npu 9, = 0...40 °C bei/npu ¥, = 0...40 °C bei/npu $, = 0...25°C
Upp = —3,5...+ 0,3 V) Upp = —3,2...—2,8V loo <17 uA)
U =Upp..+03V Uss =0V
'll}stg = -—55...+ 125°C fosz = 30,72 kHz
. UOH = 2/3 Upp + 0,2 ...2/3 UDD —0,2 V6)
UOH = UDD + 0-2-'-UDD V6)
Rkg < 100 k£22) Uon = Upp + 0,2...Upp V7)
Rko = 1600 k&2 .
Uy = —Upp +0,5...Upp V3) R
U||_ = 0...+ 0,5 V3) UOL = 1/3 UDD + 0.2...1/3 UDD ——0.2 V‘)
fs = 3,84 kHz UOL =0 ..—0,2 V6)
Csy <25nF% Uor =0...—0,2V7)
Ro =9...11 MQ% to = 3,125 ms
Rz = 90...110 .Q4)
Cs =0,9...1,1 uF%
Cio = 4...30 pF%) tése s2 = s1, 52 << 3,125 ms?)
Czo = 27...33 pF“)
#s =0...440°C
tss S 6,250 ms9)
tos < 21,875 ms%)
) bezogen auf Uss = OV ) otHeceHno Ha Uss = OV N
?2) fiir Tastaturkontakte 2) ANs KNaBMLLHBLIX KOHTaKTOB
3) fir K4...K13 3) ans K4...K13
4). siehe Blockschaltbild 4) cmorpu Bnok-cxemy
) bei Upp = —3V; fosz = 30,72 kHz; Uhrbetrieb; alle Schalter 5) npu Upp = —3V, fosz = 30,72 kHz, uacosoit pemum; sce
gedffnet . nepexnioyaTent OTKPbITb .
6) Anschliisse COM1...COMS3, A1...A9, B1...B9, C1...C9 %) swiBOALI COM1...COM3, A1...A9, B1...B9, C1...C9
7) Anschlisse K1...K7, K10...K13, AIM 7) suieogul K1...K7, K10...K13, AIM
8) Time set, Alarm 8) ycraHoenenue spemenu, ByaunbHuk
%) Tastatur 1 %) racrarypa 1
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Integrierte Schaltkreise -

43 —f K1
42 —4 K2
41—4 K3
40 —-1 K4
39— K5
38— K6
37— K7
36— { K8
35— K9
34— K10
33— K1
32— K12
31— K13
30~-—4 TS1
29 —f 1S2
47 -—4§ 1S3
24 | o8
25 - 0SC
©un
27 —] BTC
|
Us82s5G

Al }+—49
B1 }-—- 50
C1 }— 51
A2 }——52
B2 }-— 53
c2 }—1
A fb—2
B3 |—3
c3 fb—=a
A4 |—5
B4 |—6
ca f—-7
A5 }——8
BS }—9
c5 F—10
A6 3-—11
B6 12
cef —13
A7 —14
B7 }—15
cr }—16
A8 §—17
B8 j-——18
cs }- 19
A9 §— 20
B9 21
co 23
cowrf«‘ 46
COM2} —- 45
COM3}-— 44
ALM] - -28
U25 A 390

B2
A2
----C1
81
Al

- T83

-—— —COM 1
- -CoMm2
- —COM3

252+04
255388288233308328
BRI N
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Integrierte Schaltkreise

Rechner-Schaltkreis U 826 G
NC ans MUMKpPOKanbKynsaTopoB

HnTerpanbhsie cxemul

CMOS-Rechnerschaltkreis fiir den Einsatz in batteriebetriebenen wissenschaftlichen

Taschenrechnern

KMOMN-UC ans npumeHeHHe B HayYHLIX KAPMaHHBIX KanbKynstopax ¢ faTepedHbiM NMTaHWEM

U826 G - interner Oszillator und Taktgenerator
— interne Tastaturdekodierung und -entprellung

— automatische Nulleinstellung beim Einschalten

— Fehleranzeige bei unerlaubten oder nicht definierten
Operationen

— komplemehtérer Ausgangstreiber zur direkten An-
steuerung einer Flussigkristallanzeige mit Sonder-
zeichen

— Zahlendarstellung::
8 Stellen Mantisse
2 Stellen Exponent
Vorzeichen flir Mantisse und Exponent

— unabhéngiger Speicher

— Rechenfunktionen:
- 4 Grundrechenarten

- Speicheroperationen (Addition, Austausch,
Speichern, Loschen, Lesen)

- trigonometrische Funktionen (sin, cos, tan)

- inverse trigonometrische Funktionen
(arcsin, arccos, arctan)

- hyperbolische trigonometrische Funktionen
(sinh, cosh, tanh)

- Logarithmusfunktionen (lg, In)
- Potenzfunktionen (x2, ex, 10x, yx)

— 3_
+ Wurzelfunktionen (l’ x, Jx )
- Fakultat (x!)

- reziproke Funktion (1/x)

- Umwandlung von dekadischen Grad in Grad-
Minuten-Sekunden und umgekehrt (DEG/DMS)

- Umwandlung von Polar- in karthesische Koordi-
naten und umgekehrt (— xy, — ra)

+ Klammerrechnung in zwei Ebenen
- Prozentfunktion=(49/)
+ Konstante 17

- Statistische Funktionen
(n, 2%, 2x2, %, on-1, on, DATA, DEL)

BHYTPEHHbIE OCUMANATOP W reHepaTop TakTa

BHYTPEHHbIE AEeKOAMPOBaHue M AeBubpuposaHue
TacraTypsl

NOKa3aHue Hynst NPU BKACHEHUU

nokasaHue OWKHBKKM NPU 3anpeLeHHbIX Mau
HeomnpefeneHHbIX feHCTBUAX

KOMMNeMeHTapHbIN BbIXOAHOM Apaiibep Ans Henoc
PeACTBEHHOro yrnpaBneHUst MHAMKaTOPa Ha HAKM
KpMcTannax ¢ ocobbiMM 31eMEHTaMK MHAMKALMH

WHAMKaUMS Ymcen:
8 paspsapoe — maHTHCCa
2 paspsifia — 3KCNOHEHT
3HaK MaHTMCChI M IKCMOHEHTa

HEe3aBUCHMMana NamsaTb

BblYMCAbITENbHbIE DYHKLUMM:
* 4 oCHOBHBIX onepauumn

© pencTBUMA Hag namsaTteio (CNOXeHUe, 3ameHa,
HaKOMNNeHue, CTUPaHMe, CUUTLIBAHHUE)

+ TpuroHomeTpuueckue GyHKumu (sin, cos, tg)

* MHBEPCHbIE TPUrOHOMETPHUECKHE (PYHKLMMK
(arcsin, arccos, arctg)

* runepBbonuueckue dyHkuuu (sinh, cosh, tanh)

- noraputmuueckue ¢pyHkumu (Ig, In)
* nokasaTenbHbie cyHKUMK (X, eX, 10%, yX)

_ 3_
* KOpHMU (l'x, ]-‘x)
- caktopumans (x!)
+ oBpatHoe (1/x)
 npeobpasosaHmne s feCATHUYHBIX rPafycoB B ObbIu-
Hble rpafychbl — MUHYTHI — cekyHabl (DEG/DMS)

* npeobpazoBaHue NPAMOYronbHbIX KOOPAMHAM
B nonspHsie U obpaTtHo (—> Xy, — ra)

* ABe napsl ckoBok

- npoueHTHas dyHkuums (4%)
- I7

* CTaTMCTHMHECKME hYHKLM

u
(n, 2%, 2x2, X, 6n-1, on, DATA, DEL)

Grenzdaten Betriebsbedingungen Elektrische Kennwerte
MpepensHble 3HauEHKs Ycnoeus skcnnyataymu SneKkTpuYEeCcKUe napamerpsl
bei/npu ¢, = 0...40 °C bei/npu ¢a = 0...40 °C bei/npu ¥, = 0...25°C
UDD = -—-3,5+ 0,3 V1) UDD = —3,2...2,8 V1) lDD S 160 [lA
U = Upp...4+ 03V Uiy = Upp...Upp + 0,5V Uon = Upp + 0,2...Upp V2)
U||_ = —0,5...0 V1) UoL = Uss...Uss —0,2 VZ)
RKo 2 1,6 MQ UOH = 2/3 UDD + 0,2...2/3 UDD ——0.2 V3)
Rkg <25k Uon = Upp + 0,2...Upp V¥)
Ri = 114...126/k€25) UoL = '3 Upp + 0,2...13 Upp —0,2 V3)
R, =90...110 QS) UoL = Uss...Uss —0,2 V4)
C = 0,8...1,2 MFS) fosz = 56...80 kHZ
9. =0...40°C R =01...27s

) bezogen auf Uss = OV

?) gemessen am Tasteneingang/-ausgang (K1...K7, T1)

3) gemessen am Segmentausgang (A1...A10, B1...B10, C1...C10)
%) gemessen am Plattenausgang (H1...H3)

5) siehe Blockschaltung

40

) ortHeceHo Ha Uss = OV

) mamepeHo Ha KnasMwHbIX Bxoaax/sbixogax (K1...K7, T1)

3) uamepeHo Ha Bhixoae cermenta (A1...A10, B1...B10, C1...C10)
‘) uamepero Ha Bbixoge nnactuubl (H1...H3)

5) cmoTtpu Bnok-cxemy



Integrierte Schaltkreise | HuTerpanbHbie cxeMbl
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Integrierte Schaltkreise

2eichengenerator'3200 bit
3HakoreHepaTop 3200 6uT

HuTerpanbhbie CXeMbl

U 401D Zeichengenerator mit einer KapazitGt von 3200 bit

(64 Zeichen zu 50 bit). Die Wortbreite betrdgt 10 bit.
Spaltenweise Ausgabe in einer 10 X 5 bit-Matrix. Das
Bitmuster, die Belegung der chip-enable-Eingéinge
und Spaltenauswahleingéinge werden nach Angabe
der Anwender beim Hersteller programmiert.’

Der Schaltkreis ist TTL-kompatibel.

3HakoreHepaTtop Ha 3200 6ut (64 3Haka no 50 6uT).
LLiupuHa cnoea 10 6ur. Beipaua 3Hakoe no ctonbuam
B matpuuHom Bupe 10 X 5 6ut. CouetaHme [BOMUUHDIX
paspsifoB, 3aHATOCTb BXORoB Ansi Beibopa cron6uos
M [PYrMX BXOAOB NPOrpPaMMMPYETCst MO yKasaHUsM
3aKa3uMKa 3aBOJOM-M3rOTOBUTENEM. .

MUC cosmectuma co cxemamm TTJ1.

Grenzdaten
MpepenbHble 3HaueHUn

Betriebsbedingungen
Ycnosus akcnnyataumm

Informationsdaten
UHdpopmalmorHele faHHble

Ya

=—20...+03V — Uy =11...13V
=—15...4+03V U,=0V
=—20...4+ 03V Us = 4,75..525 V
= 1,6 mA

=0...+?0°C

< 8us
toor < Aus
truche < 3 s

ter

Zeichengeneratoren 2560 bit
3HakoreHepatopsb! 2560 Gut

U 402D Zeichengenerator mit einer Kapazitét von 2560 bit

(64 Zeichen zu 40 bit). Die Wortbreite betrdgt 5 bit.
Zeilenweise Ausgabe der Zeichen in einer 8 X 5 bit-
Matrix.

Das Bitmuster und die Belegung des chip-enable-
Einganges des Schaltkreises werden nach Angaben der
Anwender beim Hersteller programmiert.

Der Schaltkreis ist TTL-kompatibel.

3HakoreHepaTtop eMKocTbio B 2560 6ut (64 3Haka no
40 6wuT). Lnupuna koposoro cnosa 5 6ut. Beigaua
3HakoB no cronbuam B matpuue 8 X 5 6ut. .

CouetaHue otpenbHbix paspsgos v Bxogos UC npo-
rpamMmmMpyeTcst Ha 3aBOfile-M3rOTOBUTENS MO yKa3a-
HUSIM 3aKasumKa.

Cxema coBmectrma c TTJl-cxemamm.

Grenzdaten
MpepenbHble 3HauveHus

Betriebsbedingungen
Ycnoeus akcnnyaTtaumm

Informationsdaten
MucpopmaLmoHHbie faHHbIe

Uy =—20...+03V —U;=11...13 V tzuche < 510 ns
U, =—15..+ 03V U, =0V t,y, <580 ns
U =—20...+03V Us = 4,75...525 V
9e =0...+70°C
r1[;T1 28] le6
r2(§2 27|71V T " e
303 26 [iv 2n— e ?"'C”E“j (e 24§1U3 .
aic]a asfres 202 e, LA at |2 2afler 2ol zmanen) o o,
a2lf5 24 [TJe4 2307-|E3 | charscter | A2l 95 a2, 13 22fde2 229742 Lo | ag] e
a3lle 23§ Je3 240 —JE4 !Gnne.am.l A3}—06 a3C 14 21 [ le3 210— Eg*‘{(}hmacln! A3l - o4
aall7 22§ Je2 250—[ES5 | , Ady—a7 ad_J5 20 [Cle4 200—JE4 Gene'atori Al —os
508 21 Fret 280— .Es__f . As|—o8 as e 19 fzes 190-—4ES5 asl o6
s S 20f70; 190—]cE1] R B 18fres  18o—E6 N e
iy obner  180—]cE2! A7k -o10 i le wfer  7e—fei N I
as{ j11 18fJche2 77T Ei‘mgmu A8 — o a8 o’ 16 ] ie8 O ‘7EISC4NENI Agl-—o9
aorf12 whiches  1OIRY asomn A9 -2 297110 15[ iches 130 CE gt (Lo
atol f13 efoiv. 2R e at0r 11 1) che2 14o—fCEZ o 1) L
UgTha 15]7iug 3[R (et vz f 12 13| Tcher 159 —JCE3 Chmaciers,
U 401 D/ 3nako renepatop U 402 D / 3uako rexepatop
64 3Haka 64 3Haka ’
- Enat Pin-Anzahl
Konuuecteo BbiBOAOB
p_— : - . n, I4 Tamax b Typ  Tun
. 16 175 195 75  U202D
— 18 20,0 24,5 7.5 U 253D
24 27,5 32,0 15,0 U 402D
28 32,5 37,0 15,0

42
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Integrierte Schaltkreise

Statischer Schreib-Lese-Speicher
CraTMUYeCKON HAaKONMTENb 3aNUCU[CUUTLIBAHUSA

UnTerpanbhbie CXeMbl

U202 D Statischer 1 K Bit (1024 X1 Bit) Schreib-Lese-Speicher
(RAM) in n-Kanal-SG-Technologie

— Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten

— Adresseneingangsschaltung fiir 10 Adressen

— Spaltendecoder mit Ein- und Ausgabeschaltung
— Zeilendecoder

— Ein- und Ausgabesteuerung (C-E., ﬁ)

— Steuerung fiir Ruhezustand

Cratmueckoe O3Y emkoctu 1 k 6UT, M3roTOBNEHO MO
N-KaHanbHOM TEXHOJIOMMM C KPEMHHMEBLIM 3aTBOPOM.

— HakonutenbHas matpuua c 32 ctpokamu u 32 cton-
6uamm ’

BxofHas agpecHas cxema ans 10 appecos
cronbueeoil fekonep co CXeMoi BBOAA M BbiAaun
CTPOUHBIN Aekopep

CXEMa yrpas/ieH1s BBOAAMM Bbifayen (Eg, _VWE)
yrpaBneHue COCTOSIHUEM MOKOs

¥

Grenzdaten'(bezogen auf Uss)
MNMpepenbHble 3HaueHuUs
(otHeceHHble k Uss)

Betriebsbedingungen
Ycnoeus akcnyataumu

Informationsdaten
UHpopMmaLMoHHble AaHHble

Ucec =—05...+7V Uce = 4,75...525V
U, =—05...+08YV
Uy =2V... Ucc
$e =0...4+70°C
UoL <04V
Uon>24V

tacc < 400 ns

trc ~ > 400 ns

twc > 400 ns

Uces >2V

lcc <45 mA bei Uec =525V
lecs <30 mA Uec=2V

Dynamischer Schreib-Lese-Speicher

[uHaMnuecKnii HaKONMUTENb 3aNUCH[CUNTBIBAHUS

U253 D Dynamischer 1024 X1 Bit Schreib-Lese-Speicher (RAM)
in p-Kanal-SG-Technologie.

— Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten

— Adressenregister und Inverter fiir 10 Adressen
— Zeilendecoder mit Lese-/Schreib-Verstédrkern

— Spaltendecoder mit Ein- und Ausgabeeinheit

— Refreshverstérker
— Zyklussteuerung

BAunamuueckoe O3Y Ha 1024 6uT, M3roToBNEHO MO
pP-KaHanbHOM TEXHONOIUMU C KPEMHMEBBIM 3aTBOPOM.

— HakonutenbHas matpuua c 32 ctpokamu 1 32 cton-
6uamu
appecHblii peructp u uHeeptop ans 10 appecos

CTPOUHBIN flEeKOAEP C YCHIUTENSAMM, 3aNUCHh K CHBITH-
BaHus

ctonbLeBoil fekoaep co cCXemMoi BBOAA M BbigauM
AAHHBIX

ycunutenb o6HoOBREHMS
cxeMma ynpasneHMs LIUKIOM

Grenzdaten (bezogen auf Ugg)
MNpepenbHblie 3HaueHUs
(otHeceHHble K Ugg)

Betriebsbedingungen
Ycnosus skcrnyataumu

Informationsdaten
- UncpopmMauoHHble AaHHble

Upp = —25...+ 03V Uss = 15,2...16,
Uss = —25...+ 03V Ugg — Uss = 3...4 V)

| =—25...+03V Pa =0...70°C
Uo =—25...+03V

8 V1) trwe > 580 ns
tac > 480 s
ther < 2 ms

R. =01...1kQ

Y

) bezogen auf Upp = OV

30 -]Ao RAM
40 - —Al
2 0 —A2
10 ——A3
15 0 ——A4
A3l 18QWE IR v
A202 7]
A0OL3 16 chJ:sss 706 o
Ala 150Ae 90— A7
iVO5 140DO 13 0——A8
AQEG 130 A8 6 0-——=A9 | s,imiT
A607 120D 16 0~ ~CS; STATISCH
As08  110Upp 18 0 —— W e e
A7[9 '101Ugg 12 o— —{D1|
U253D

) otHeceHo k Upp = OV

80——jAo| RAM
As E 1 ] A 40—
50—A2
A
G CE S
wel |3 14[ ] As 70——1As
C_S 20— As
A A 13 :] 10——{Ag | 10241BIT | 512
STATISCH .
A2 E 5 12| |bO 160—— A7 | craruvec-
- Kast
a6 n[]o! 15o——hs
14 0——As
A E 7 10 :] Uee 130
30——QWH
Aol |8 91 |U,
0 o -

U202D
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Integrierte Schaltkreise

Dynamischer Schreib-Lese-Speicher
JuHamuueckuii HakoNUTENb 3aNUCH/CUMUTBLIBaHMS

HuTerpanbHbie CXEMBbI

U256 C - dynamischer Schreib-Lese-Speicher mit wahlfreiem
Zugriff (RAM) in n-Kanal-SGT

— Speicherkapazitat 16 Kbit
— Organisation 16 KX 1 bit
— 3 Betriebspannungen

— AMHAMMUYECKMN HAKOMUTENb 3arnMCW/CUMTBIBAHUS C
‘Npou3BOJIbHOM  BLIBOPKOM ~CTaTMuecKoM NaMsATH
(RAM) no n-kaHanbHOM TEXHONOrMM Ha KPEMHUEBOIt
OCHOBe .

— emkocTe namsati 16 K-6urkos
— opranu3sauymns 16 K X 1-6utros
— 3 paboumx HanpsiKeHus

Grenzdaten (bezogen auf Ugg)
MNMpepenbHble 3HaueHus

Informationsdaten (Spannungen bezogen auf Uss = 0V)
UncpopmaumoHHble faHHbie

Upp =—1...+ 15V
Ucc = —1...+M)V

U =-—0,5...4+ 20V5)
Pa =0...70°C

Ugs = —4,5..—55V
Ucce =45V..55V
Upp =108...13,2V
UIHCZ) = 2,7...7,0 V

Un =24...7,0V

U =—1...4+08V
trc ==>375ns
tpcd) = >225ns

ther =<2ms

") wird noch festgelegt

2) RAS, CAS, WRITE

3) alle tibrigen Eingéinge

4 t,c Page-Mode-Zykluszeit

5) fiir Anschliisse 2...7, 10...15 ,

Festwertspeicher
MNocTosiHHas namsiTb

) Byper ewe ycraHoBneHHo

2) RAS, CAS, WRITE

3) Bce ocTanbHbie BXOAbl .

%) tpc-Bpems UMKNa 3anucu/BobiueTaHus
5) ans seiBOgOB 2...7, 10...15

U501 D Statischer Festwertspeicher (ROM) in MNOS-Technik
mit einer Speicherkapazitét von 2048 bit. Die Ausgabe
erfolgt in 256 Worteg zu je 8 bit. Die Betriebsspannung
ist taktbar. Der Schaltkreis ist TTL-kompatibel. Das Bit-
muster wird nach Angaben der Anwender beim Her-
steller festgelegt.

MocrosnHas namsts (ROM) no rexHonoruu MHOTM
emkocTtbio 2048 6ut. BehiBog ocywecrensercs B 256
cnosax no 8 6ur. Pabouee HanpseHue TakToBoe. Uk-
TerpansHas cxema cosmectuma c TTJI. Kombunauus
ABOMWUHbLIX Pa3psAfOB onpeaensercs 3aBOJOM-U3roTo-
BUTEMNEM MO YKa3aHWsIM Nonb3oBaTens.

Grenzdaten Betri(zbsbedingungen Informationsdaten

MpepenbHblie 3HaueHus YcnoBus akcnnyataumu MHopMaLMOHHbIe AaHHble

Uy = —20...+ 0,3 V) Uy =—9,45...—8,55 V too < 300 ns

U, = —20...+ 0,3 V) U, = —9,45...—855V tco < 500 ns .
Uy =—20...+ 0,3V Us =4,75..525 V tace = 1 us

e = 0...+ 70°C Pa =0...4+470°C

) bezogen auf Us

L3mes Emact

44

) otHeceHo k U;

Pin-Anzahl

Konuuecreo BoiBOgOB ~

.n |1 ’ IZmux b Typ Tun

16 17,5 19,5 7,5 U 256 C,

24 27,5 32,0 15,0 U 501 D, U505D



Integrierte Schaltkreise

‘Festwertspeicher

MNocTosHHas namsTe

HuTerpanbHbie cxembl

U505D Statischer

maskenprogrammierter  Festwertspeicher
(ROM) in n-Kanal-Silicon-Gate-Technik mit einer Spei-
cherkapazitét von 8192 Bit. Zur Auswah! der Worte ste-
hen 10 Eingénge zur Verfiigung. Die Ausgabe erfolgt
in 1024 Worten zu 8 bit. Die Bestellung des Bitmusters
erfolgt nach FS 457.08

Cratmueckuit TpacpapeTHO-NPOrpamMMUpPyYemMbii HaKo-
nutens noctosiHubix eenuuuH (ROM) no n-kanansHoM
TEXHONOrMM HAa KPEMHMEBOH OCHOBO € KanauuTeTom
3anomunanmns 8192 6utkoe. [ns Buibopa cnoe ectb
10 Bxopos. Bbipgaua npousxoaur ¢ nomowbto 1024
8-6uTtHbIX cnos. 3aka3z mopenu BMTKOB OCYyLLEeCTBAS-

eTcsi nNpM MNOMLUM BHYTPM3aBOACKOrO CraHpapTa
FS 457.08

Grenzdaten (bezogen auf Ucc)
MpepenbHble 3HaueHUs

Informationsdaten (bezogen auf Ucc)
MHpopmaumroHHble aakHbie

Ui

Uce =—03...7V
=-—03...7V

#a = 0...70°C

o e

Ucc = 4,75...5,25V
10 uA

04V

24V

120 mA
10 pF
15 pF

) Die Anschliisse kénnen mit Potentialen —5V << U <12V be-

legt werden
Ues 01 1BpUss s50—A0 | RAM
_big2 150CS° 70—|A1
WE 03 1401 DO 60— A2
RS 04 1300 A6 120—]A3
A0 O05 1200 A3 110—|A4
A2 06 110 A4 100—1 A5
A1 07 100 A5  130—]A6 014
U
Uoo 58 Spbee 150—CS gy imit
40—RS Dynamisch
30— WE
20— DI N
U 256 C/ punamuueckas
AT O3 24{3 Ucc
A6 [O2 23(3J A8 8 A0l ROM
A5 3 2201 A9 70— A1 o1 9
A4 s 2101 60— A2 02—010
A3 5 20[J CS 50— A3 03—ott
el e s ol
i o— A5
Ao Cj8 171 08 2 0—{p6 05—o14
o1 U39 16[1 07 10—A7 06— i5
02 CJ10 151 06 23 0— A8 07—016
G3 On 1431 05 22 0—AS
. tatd 08—o17
Ugs [J12 131 04 20 (>»—<.Lcs 1kx 8
U5s05D

) LlonycTuMmblil NOTEHUMAN BbIBOJOB BKIIIOYEHWS HAXOAMTCA OT
<5 po <12V.

e3’.1 24 FU2

ear 2 23§1U3

er 13 22§ 1U3

a1’ fa 21 [ lea 3o—jE! o4
a2_1s 20 fles 20 o5
a3z" 6 19 ) leg 1o- Ny
ag |7 8f1e7 210 -,
a5 Ig 17 leg 200 (8
46 ]9 e 19¢ s
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Integrierte Schaltkreise

Statischer Festwertspeicher
Cratuueckoe M3y

UnTerpanbnbie cxemsl

U551 D
U552C

Statische, elektrisch programmierbare Festwertspeicher

in p-Kanal-SG-Technologie mit einer Speicherkapa-

zitét von 2048 bit.

— 8 Eingéinge zur Auswahl der Worte

— Ausgabe in 256 Worten zu 8 bit__

— Chip-enable-Eingang che bzw. CS

— Zusammenschaltung der Dateneingéinge der Schalt-
kreise kann beliebig unter Beachtung der angegebe-
nen Verzdgerungszeiten, Eingangsstréme, wirkender
Lastkapazitéten und Stérkapazittten erfolgen.

— Betriebsspannung Ugg zur Verringerung der Verlust-
leistung taktbar.

PROM-Schaltkreis

EPROM-Schaltkreis (mindestens 30 Programmier-
Lésch-Zyklen mdglich)

U 551D
U552 C

geldschte Zellen auf 0

Cratuueckoe, aneKkTpuuecky nporpammupyemoe M3V,
M3rOTOBMIEHO MO P-KaHaNIbHOX TEXHONIOrMM C KPEMHHe-
BbIM 3aTBOPOM Ha 2048 6ur.

— 8 Bxonoe ans Bbibopa cros
Bbigaua 256 cnoe no 8 6ut —
Bxop BbiBopa kpuctanna che unu CS

— BoamorxHo noboe coeguHeHme Bxogos gaHHbix UC
C yUETOM YKasaHHbIX BPEMEH 3afEPIKKM, BXOAHbLIX
TaGKOB, EMKOCTH Harpy3KM M NnapasmTHbIX EMKOCTEM.

Hanpsikerne nutanus Ugg modker Gbitb MMAyIibC-
HBIM C LLeNblO CHUIKEHWS MOLLHOCTH NoTeps

nporpammupyemoe M3y

nporpammupyemoe/ctupaecmoe 3Y (EPROM), sos-
MOXHO B MMHUMYM 30 LMKIIOB NPOrpamMMpOBaHHs -
CTUpPaHus

CTUpaHHWe siueiikn Ha ypoBHe nor. «0»

Grenzdaten (bezogen auf Ucc)
MpepenbHeie 3Hadenns (otHocutensHo Ucc)

Informationsdaten
UHpopmaLMoHHbie faHHble

UGG = —40 V...UBB + 0,3 V1) _‘UGG = 35...40 V1) —U||_ = 40...48 V1)
—20V...03 V?) = 8,55...9,45 V?) = Upp...0,65 V?)
U| = UDD = — 48 V...UBB + 0,3 V1) —UDD = 46...48 V1) || =3 ,uAZ)
=—20V...0,3 V?) = 8,55...9,45 \?) lgs = 10...100 mA")
Ugs = 0...12 V1) Ucc = 4,75...5,25 V?) tacc =1 pus
P =.25°C =+ 100/01) Uss = 10,8...13,2 V1) tow >25 us
=0...70°C?) O = —0,3...2 V1) ton  >10 ps

Uce—2V Ucc + 0,3 V?)

) im Programmierbetrieb
?) im Lesebetrieb

Festwertspeicher-Sdmcll‘tkreis
CxeMa NamsTH NOCTOSIHHOMN MHDOPMaLMM

) B pexume NporpaMMMpPOBaHMs
2) B pexuMme CUUTBIBAHMS

U555 C — elektrisch programmierbarer, UV-l&schbarer Fest-

wertspeicher (EPROM) in n-Kanal-SGT

— Speicherkapazitét 8 Kbit
— Organisation 1 K X 8 bit
— geléschte Zellen auf 0

3MEKTPUUECKM NPOrpamMUpyeMOe NamsaTHOE 3arnoMu-
Hatowee yctpoiicteo EPROM (anektpuueckn npo-
rPaMMUpyemas namsiTb NOCTOSIHHOM MHpopmaLmy)
MO N-KaHanbHOM TEXHONOIMU C YNbTPA(MOINECTOBLIM
cTUpaHuem

— emkoctb namsati 8 K-6utkos

— opranusaumns 1 K X 8-6utkos

— CcTMpaHHble siueliku Ha YpoBHe nor. «0»

Grenzdaten (bezogen auf Ugg)
Mpepenbhbie 3HaueHus (oTHocuTenbHo Ugg)

Informationsdaten (Spannungen bezogen auf Uss = 0V)
UnpopmaumnoHHbie paHHble
(HanpsixkeHns otHocutenbHo Uss = 0V)

=—03...20V

Ubo

Ucc =—0,3...15V
Uss =—03...15V
Uqs =—0,3...32V
Pa =0...70°C

Ugs = —4,75...—525V
Ucce =4,75...525V

Ubp =11,4...12,6V

Umi) =30...(Ucc +05V)
Un?) =11,4...126V

I =—03...+08V

tacc << 450ns
- teo <120 ns

top <120 ns

D] Chip-Select, Adressen, Daten
2) CS/WE fiir Programmierung
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Integrierte Schaltkreise

Statischer Schreib-Lese-Speicher -
CraTtHuecKoi HaKoNUMenb 3anucH/CUMTLIBaHMS

HuTerpanbHbie cXeMbl

U215D Statischer 1024 X1 Bit Schreib-Lese-Speicher (sRAM)

U225D - n-Kanal-Silicon-Gate/ED-Technologie

— Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten

— AdreBeingangsschaltung fiir 10 Adressen
— Spaltendekoder mit Schreib-/Leseverstdrker

— Zeilendekoder

— Ein-/Ausgabesteuerung

— Substratvorspannungserzeugung
— Open-Drain-Ausgang: U215D
— Tristate-Ausgang: U 225 D

Cratnueckas O3Y ¢ emkoctsio 1024 X1 6ut

Nn-KaHanbHas TEXHONOrMUsi C KPEMHMEBBIMM 3aTBO-
pamu .
HaKonuTenbHas maTtpuua c 32 ctpokamu 1 32 ctonb-
Lamu

BXxofHas agpecHas cxema ans 10 agpecos

ctonbueBoli AeKoAep C yCUNMTENEM 3anmcu/cumnTbi-
BaHUS

CTPOUHLINA AeKkoaep
cXema ynpaBreHMs BBOJAMM Bbipauei

BbIBOJ, C OTKPbITbiM cTokom: U 215D
Bbixog ¢ 3 yposHsamu: U 225 D

Grenzdaten')
MpepenbHblie 3HaueHUs

Betriebsbedingungen™)
Ycnosus aKCnnyatayun

Informationsdaten
MHopmaumroHHbie AaHHbIE

Uce = —0,5...7V Ucc = 4,75...525V lcc <100 mA
U| = 0,5...7\/ U||_ = -—0.5...0,8V ta 385 ns
Uo =—0,5..:7V U =2V...Ucc Ci , <5pF
lo =20mA % =0...70°C Co <8pF
Py <1W
) Spannungen bezogen auf Uss ) HanpsbkeHust otHocuTenbHo Uss
20—4a0 | rAM
30—4Al
'135.1 24 [1Upp 40—]A2
1202 23 [JUcc 50—]A3
s 2fucc 301 | rRom 60—aa
o1r}a 21fae 202 O1F—oc4 90— |as
o205 20} us 2‘12: :i 2:2; ‘22 csi § 6} Uce  100—tne ool o7
o3l'}e 19§16 b i Aol 2 15 .IDI 1o —ja7
oal’}7 i 200415 0af o7 IST% E! wIWE 120 {as
osi ]s whs 19 '€ 05¢- 08 a20] 4 131749 y30—Jas
ost{o 18 duee 1817 o6f -9 a3l]s 12188 1a0—oWE
O7E‘ 10 1sfuss T7OT)'8 o7 10 A4L] 6 11 A7 150—D!1 | 1024x1
osn 1afac 1407 CE | zsexs | OBF—OT por}z 10|36 8
- B - Oo—
Ucel |12 e RO PR T UssCl8 ofuas  1ocS
U551 D U215D, U225D
A2(" 24 jU 30 fao | ‘
E ; / 23 —jpzo N EPROM ! o1} —c1 arclt \_/ 2afuee 8o Jao IEPROM o F—os
N 2 e 1o—tdaz | Lo2b- o5 AsC]2 23f1as  7o--{Al
AoLYs 241 o fas | 1 asL )3 2f1a9 60 A2 028—o10
O1[j 4 2 A_l‘Aa oo A; O3~ 06 y¥im P - 21fugs 50 A3 | o3l on
O2[f§s | —~ |20g2ae 20 N A3C]s 20 focs/we a0—{aa .
5 |
03[ 6 ( 19[.JA5 190—J A5 ' : A20d6 O 19 Voo 30-—4As [ O4f—o13
040}7 L A6 180—4A6 ! Osg-—o8 I\T= | 18 faPR 20—4ae i°5 | o4
_osC]s 17f1a7 170~ fa7
OBE 9 16 _]1u 1a0—dcs | O6F- 09 AOE s rpos 1 N i loef o158
GG < o1[]e 16§07
o7 Jo 15[ Wgs 220 fP1 ere O7kow o020 B 016
[eX:10 il 14§71C8 230 §P2 T4 osl —on o3} 14|05 17
Uzc' |12 13§_IPR 130~ §PR ) Ugs CR12 131104
U5s52C U 555D
Pin-Anzahl
Konuuectso BuiBOfZOB
n |1' |2max b Typ Tun
24 27,5 32,0 15,0 U551 D, U555C, U552C
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Integrierte Schaltkreise

Uhrenschaltkreis
UC ansa yacos

HuTerpanbHbie CXeMBI

U 114D Der Schaltkreis U 114 D wird in batteriebetriebenen
Wohnraumuhren und Weckern eingesetzt. Die Frequenz
des erforderlichen Quarzes betréigt 4 194304 Hz.

An den Ausgdngen A1 und A2 stehen gegenphasig
0,5-Hz-Impulse zur Ansteuerung eines Motors zur
Verfligung. Der Schaltkreis U 114 D verfiigt Uber eine

Wecklogik.

MC U 114 npepHa3HaueHa gnsi NPUMMEHEHMs B Hac-
TonbHbIX Yacax ¥ ByaMnbHMKax ¢ nuTaHuMem ot Barte-
peex. YacTtoTa kBapLEeBOro pesoHatopa [OMmKHa 6biTb
4,194.304 Tu. C sbixogos A1 1 A 2 MOXXHO CHMMaTL
umnynbeel ¢ yacrotoii 0,5 'y (B npotuBodase) ans
ynpasneHusi waroBbim asuratenem. Cxema umeer
BCTPOEHHYI0 noruky 6ypaunbHuKa.

Grenzdaten
MNpepernbHbie 3HaueHMs

Betriebsbedingungen
Ycnosus akcnnyaraumu

Informationsdaten bei Upp = 1,5V und 9. = 25°C
UHdbopmMaLMOoHHbIe AaHHbIE NPy

Upp = —0,3...25V
U; =-—0,3...Upp?
Ya =—10...70°C
'ﬁ'stg = —55...125°C

Ubpb =1,2...1,5...1,7V
a = —10...25...70 °C
Ri4 =300 Q2

f4 = 4,194304 MHz
CL = 42,5...47...70 uF
C, = 10,..40 pF

C,  =16...20...24 pF
tssq < 200 ms

tos1,52 < 3s

Uo1 = Uoz =11 \% bei/npu UDD = 1.5V
At/f = 0,6 - 107 pro/AUpp = 100 mV
tosz = 0,9...1,1s

lpp << 50 pA bei/npu Ry = oo

") hezogen auf Uss (Masse)

1) orHecen k Uss

U118 F 16stufiger Teilerschaltkreis fiir den Einsatz in Quarz- 16-TUcTyneHYaTbI AENUTENb ANis MPUMEHEHMS B Ha-
armbanduhren mit analoger Anzeige fiir eine Quarz- PYUHBIX Uacax cO CTPEJIKOBOM MHAMKALMEH BpemeHH,
frequenz von 32,768 kHz in CMOS-Technologie. uacTtoTa KBapueBoro pesoHatopa 32,768 kl'y. Cxema
Durch einen Reseteingang ist ein definiertes Stellen uarotosneHa no AM/lM-rexHonoruu.
der Uhr méglich. C nomoLybio cneuManbHOro BXofa BO3MOXHa Kop-
An den beiden Ausg&ngen werden 0,5-Hz-Impulse, pexums uacos,
jeweils um 1 s gegeneinander verschoben, abgegeben. Ha o6eunx BbixOAax BO3MOMHO CHATUE MMIYNbLCOB
Die Impulse sind 7,8 ms lang und steuern einen Schritt- vactotoit 0,5 Ty, cMeLueHHbIX APYr OTHOCUTENbLHO
motor mit einem Lastwiderstand von 1 k. apyra Ha 1 c; gnutenbHocTh umnynbcos 7,8 mc.

Ein dritter Ausgang stellt eine Impulsfolge mit einer MMnynbcbl ynpaBnsitoT LWArosslM ABUraTenem ¢ co-

Frequenz von 4096 Hz zur Erzeugung eines Signaltones npotusneHnem 1 KOM.

bereit. C TpeTbero BbIXOAa BO3MOXHO CHATUE MMNYNbCOB
yacTtotoi 4096 'y pns reHepUpoBaHMsi CUrHanNbHOro
ToHa. w

Grenzdaten Informationsdaten bei o

MNpepenbHbie 3HaueHus MHbopmaumorHble faHKble Npu Ja = 25°C, f1 = 32,768 kHz

Upp = —02..2 V. Upp = 1,35...1,65 V

U| = UDD + 0,2 V IDD é 1,5 [U,A bei/npu RL1 = RLZ = 0O

e =0...70°C x = 10 pF, Upp = 1,55V

Oerg = —55...125°C tosz <5

| - oUpo
- Upw, UMREN | -
s HREN | CL B
lEC—Q{%—J_—;%—: xT1 s::;:;rg o1 —42—‘]!5 h7lu
- RN A G {02 ~oﬁ
UoolTH 10 :IiT_2 wos 5 g:’:éﬁ:*r Uhren- .
Uss 9 xT1 s - Riz 70— 1 |schaltkreis| 01 —° 2
RESCY3 8 [Iwa e wal-8aT, ‘
——— 80— 12 02|—o03
oim P 7fotesT TR | _— —
WAKT[] 5 6 o2 P R Uss | 40— IR 03—o06
U114 F U118 F
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Integrierte Schaltkreise

Programmwahlschaltkreise
UuTerpanbHble CXeMbl NEPEKNIOUEHNs NPOrpamMm

HuTterpanbhbie cXeMbl

U710D 8-Kanal-Programmwahlschaltkreis zur vollelektro-
nischen Programmumschaltung durch Beriithrungstasten
in Rundfunk- und Fernsehempféngern. Das Ausgangs-
signal ist bindr codiert. Zwei Schaltkreise U 710 D
kdnnen zu einer 16stelligen Einheit zusammen-
geschaltet werden. Bei Fernbedienung wird der interne
Ringzéhler mit jedem Fernsteuerimpuls um eine
Programmstelle weitergeschaltet. Die Abstimmspan-
nung wird vom Schaltkreis U 711 D geschaltet.

BocbMukananoHass MOl-cxema fnst 3neKTPoHHOro
NnepeKnioueHnsi NMPOrpaMMm C NMOMOLLBIO CEHCOPHbIX
KOHTaKTOB B PafMONPUEMHMKAX U TeNleBU3opax.
BuixonHoM ABoMuHO kopmpoBsaH. [lee cxemnt U 710 D
MOXHO coeamnuuTb B 16-TMKaHanbHbIN 6nok. Mpu
TeneynpasfieHun BHYTPEHHbIH KONbLEBOW CHETUUK NpPH
NOCTYNNeHWK yrpasnsiol,ero MMNynbca nepeKknio-
yaeTCs Ha CNeAyoLLYO0 NPOrPamMMyto MO3ULMIO.
HanpseHnue HacTpoiiku nepeksitoyaeTcs CXemom

U711 D.

Grenzdaten Informationsdaten bei

MpepenbHblie 3HaueHUs UHdopMaLmoHHbie faHHbie —Usy = 25...28V, ¥, =25°C
npu

Us =—31..‘+0,3V —U|H§2V —U0H23Vbei——lo=1mA

U =—25...+03V — UL =29V —UoL <9V —lo=1mA

Ya =—10...+70° t, <10 us")

Derg = —55...+ 125°C tp = 60...200 us

'1) fiir Fernsteuerim\puls 1) Ans umnynbca oT paano ynpaenexHus

U711 D Bindr-zu-1 aus 8-Dekoder zur Dekodierung der BCD-
Kanalinformation des U 710 D. Mit den Eintransistor-
ausgangsstufen kann die Abstimmspannung eines
vollelektronischen Tuners geschaltet werden. Um
16stellige Einheiten aufzubauen, missen zwei U 711 D
mit ihren Eingéngen parallel geschaltet werden.

KommyTatop 8 kaHanos Ha 1 ans pewmcppoBkM gecs-
THUHBIX MHpopMaumii cxembl U 710 D,

C nomolbo OAHOTPAH3UCTOPHBIX BLINOAHBIX Kac-
KafOB NepeknioyaeTcs HanpaRXeHue AN HACTPOMNKH
3N1EKTPOHHOro CeNleKTOpa KaHanos.

Ans ocyuiectBnenus LecTHapUaTMKaHanbHoro 6noka
Heo6X0AMMO MapannenbHoe COeAMHEHUE ABYX CXEM
U 711 D no sxopam.

Grenzdaten Informationsdaten bei
MpepensHbie 3HaueHuUs MHdopmaunoHHbie AaHHble —Usq = 25...28V, J, = 25°C
npu

Us =—31...+4 03V —Un2yv —Uonu < 1Vbei —I. =0,25 mA

U| =—25.+0,3V —Uu_ 29V —UOL §2V —|L=1mA

|D = —3 mA TKUoH §1 mV/K‘)

Pa = 0...4+70°C -

4 (Us1—Uon)
") TKyonw = T
E1 | SENSOR
o—fE2| €® | 1}—o8

e3{ 11 16 [ Je2 o183 ELIm K 16 [ 1a5 o4

ed] 2 15 [Tt o4 20 as]2 15|26 —o3

es5[]3 14w o—1Es a2l]3 14 fa7 —o2

e6[]4 13§ Jev :: E_G, - 4§—o010 alC}4 13p)a8 :.;:6

[15 1218 4] 5 12178

:;E 6 11[Jas o—]E8 | | 235 6 1 [Jeww —o15

esC]7 10f7a3 o—JEVt 8J—on e20]7 10U —ou

atC}s of1a2 o—pES ell]s ofane o

u7i0D u711D

. 7_"ﬁ_ e o Eent Pin-Anzahl
| Konuuectso BriBopoB
n N h |2max b Typ Tun
8 3 4,5 4,7 U113F, U118, F

10 10 14,5 7.5 U114D
16 17,5 19,5 7.5 U7i0D, U711 D
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Integrierte Schaltkreise

Universeller Programmwabhlschaltkreis

HuTterpanbhbie cxembl

YHMBepcaanas MHTEerpanbHasi cXxema Ans nepexkntoyeHus I'lpOI'p;':!MMbl

uU705D

Universeller 4-Kanal-Beriihrungstastenschaltkreis fiir
den Einsatz in der MeB-, Steuer- und Regelungstechnik
sowie Elektroakustik zur Ablésung mechanischer
Tastensditze.

Es sind bis zu 20 Schaltkreise miteinander verkettbar.
Die Schaltkreiseingéinge und -ausgénge sind TTL-
kompatibel, die Eingdnge prellfrei.

Abhdngige und/oder unabhdngige Betriebsarten sind
mdglich durch die entsprechende Beschaltung der Ein-
gdnge. Die integrierte Vorzugslagenschaltung sorgt
fiir eine definierte Anfangslage der Ausgdnge beim
Einschalten der Betriebsspannung.

YuusepcanbHas 4-xkaHanbHas UC pansi ceHCOPHbIxX
rnepeknioyaTenei B annapaTtype 3NneKTPOaKyCTUKM,
aBTOMAaTUKK M U3MEPUTENBHOMN TEXHMKM ANSI 3aMeHbl
MEXaHMYECKO TacTaTypbl.

Bo3morHo conpsikenmne po 20 cxem. Bxoasl 1 Buixoabt
NC cosmectmbl ¢ TTJI-cxemamu, noxHsle nepeknio-
YeHMUsi He BO3HMKAIOT. 3aBUCUMBIE M/UNK HE3aBUCUMblEe
PEMKUMBI IKCMNyaTauuu KOHTAKTOB MOFyT EbiTh
obecrneueHbl COOTBETCTBYIOWMMM MOTEHLMANAMH Ha
BXOfax.

BcTpoeHHas cxema npeanouTUTENLHOrO MOJIOKEHMS
obecreunBaeTcs CTPOro ornpepesieHHoe MonoXeHue
BbIXOAOB MPU NMOAKNIOUYSHWM pabouero HanpsKeHus.

Grenzdaten
MNpeaenbHble 3HavYeHUs

Betriebsbedingungen bei
SKcnnyaTauMoHHbIE YCIOBUS NPy

Pqa <50°C

Uy =—
Up =—
U =—
Pa =0.

20...+ 03V fur MOS-Betrieb:
15...+03V ansa pexurma MO
20...+ 03V —U; =17,60...18,25 V
..+ 70°C — U, =11,5...135V

Us=0V

fir TTL-Betrieb:

Ans pexuma TTJ

—U; =11...13V
U, =0V

+ U3z = 4,75..525 V

) bezogen auf Us

. Thyristoransteuerschaltkreis
NUC pns ynpaBneHusi TMPUCTOPOM

") otHecen k Uj

U 706 D

Thyristoransteuerschaltkreis in p-Kanal-MOS-Techno-
logie. Die Eingéinge sind mit integrierten Gateschutz-
dioden versehen. Aufgrund seiner technologisch
bedingten hohen Stérfestigkeit ist der U706 D als
Ansteuerschaltkreis fiir netzgeldschte Stromrichter (Thy-
ristoren, Triacs) in der Leistungselektronik geeignet.
Aufgrund der im Schaltkreis enthaltenen Funktions-
einheiten Synchronisationslogik, Phasenspannungs-
tiberwachung, Kanalumschaltung, Zuordnung, Ziind-
pulsbildung, Impulsmischung, Impulssperre, Umsteue-
rung und Ausgangstreiber wird die Steuerung
leistungselektronischer Schaltungen durch Phasen-
anschnitt, Pulsbetrieb, Schaltbetrieb oder Schwingungs-
blocksteuerung nach dem Nullspannungs- bzw. Nuli-
stromverfahren erméglicht.

MOT1-cxema no p-KkaHanbHOM TEXHONOFMM ANS ynpas-
neuus TMpuctopom. Ha exopax nmerorcs sawimtHbie
Avopbl Bnaropaps BbICOKOH NOMEXOYCTORUMBOCTH,
0oByCNOBNEHHON TEXHONOFMEN W3FrOTOBMEHMS CXEMb,
MC U 706 D npurogHa ans npuMeHEHUs B MOLLHbBIX
3NEKTPOHHBIX YCTPoicTBax (T. K. TMPMCTOPHDIX),
paboTaioumx HeNnocpPeACTBEHHO OT CeTH.

B cxeme copepiatcs cnepytouime 6noku: 6nok
CMHXPOHM3aLMK, BNOK KOHTPONs hasbl HANPSKEHMS,
nepekxnioyeHuns kaHanos, 6Nok obpasosanmns MMMy NLCa
3axuranus, 6Nok ans cMeLeHus MMNynLcoB M Bnoku-
POBKM MMNynbcoB, 60K yrnpasneHus u GOPMHUPO-
BeTeNlb BbiXOfHOro Toka. brarofaps Takoi KOHCTPyK-
LM BO3MOIHO YNpPaBieHHe MOLLHBIMM 3NEKTPOHHBIMYU
cUCTEMaMM caMbiMM pa3HooBpasHbiMK crocobamu.

Grenzdaten bei

Pa =0...+70°C

MpepenbHble 3HaUYeHUs nNpu

Ja = 0..

Informationsdaten bei

—_ o
MHdopmaLMoHHble AaHHble NPU #a =25°C

—Us =25.28V
—|5 = 6...15 mA
— Uy =0..2V
—Uyp =9V
—UoH =05 \
—UoL =12V

Ry = 100 kQ
IOL =1 [AA
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Integrierte Schaltkreise

Ansteuerschaltkreis

UC pns npusogos

HuTerpanbubie CXEMbI

U 708D

Triac-, Thyristor- und Transistor-Ansteuerschaltkreis in
p-Kanal-MOS-Hochvolt-Technologie zur Vereinheit-
lichung leistungselektronischer Ansteuergerdte.
Einsatz fir:

— einphasig und mehrphasig geldschte Stromrichter

— elektronische Schiitze
— Kommandosteuerung in Umkehrstromrichtern

— gleichzeitige unabhéngige Phasenanschnitt- und
Nullspannungsschwingpaket-Steuerung

— Pulssteller fiir Gleichstromantriebe
— Wechselrichter mit Zwangsl8schung

UC pns ynpaBneHue TpHaKamMu, TMPUCTOPaMM U TpaH-
CUCTOPaMMU M3rCTOBJNIEHA MO P-KaHaNbHOM, BbICOKO-
sonbTHOM MOIl-TexHonoruu ans yHUHUKauumM npu-
BOJIOB BBICOKOMOLLHbIX yCTpoHcTB. MNpumensertcs ans:
— opHO(a3HbIX H MHOTO(a3HbIX TUPUCTOPHBIX YCT-
poticte, paboTaloLmux HENOCPEACTBEHHO OT ceTH

— 3NIEKTPOHHDbIX 3aALLMTHbIX yCTpOﬁCTB

— OOHOBPEMEHHOro ynpasjieHUs no Mmerogamu cpazo-
BOro cpes3a U BOJIbHOBBIX MNakKeToB

Grenzdaten
MpepenbHbie 3HaYeHUs

Informationsdaten
MHpopMaLMoHHbIE AaHHbIE

bei/npu Upp = 25...28 V

UDD =—31...0,3V |DDO =6 mA
Ya =0...70°C C, = 10pF
Py =0,6W Co = 40 pF
C. =10nF to =30us
lo = 5mA bei/npu vi =1
lo =20 mA bei/npu vy = 0,25
lo =80 mA bei/npu vr = 0,01
[THYRISTOR|
ANSTEUER!
ON1[JH 24 v SCHALT-
|N15 2 23fJ0sv xheis | OSp—o020
03[]3 22 [Uoo IvAisToR (OSVf—23
o1 4 21 fIs1 ssl.zcnoN% 7 -
prCys 20 |50s | CIRCUT ON1E—=01 nour—-; w120 ]1P1 prsieves (0SY) —o8
1SCY6 19 1P PN2f—o11 10TPC] 2 Y T L [ el Sl B
1sviyr 181152 . o oty 3 afusz PO ol
IN2[R8 17 Joue : b o20]4 st M |52 lcimcurr [OTPF ©2
04]s 16l7iP3 O3f-—o3 oirls wlier e 1ot} —o3
o2C]10 1sfp2 |09 ichi] e nfee 1o .
ON2[g11 4 fare ISPC}7 ooty 8o—cH o1}—-o5
BC 12 3 | < osyr] s obUss 70—qIspP 02— 04
U 706 D/ WUC pns ynpasnenus TMpUCTOpOM U 708 D/ UC pns npusopos
o— .
vt ) e e
ap[32 2313 KREIS | A1f-—o18
ewlys 2212 s £ sengor-| A2§-—o17
awl )4 21 f1e1 4o— Eé_.‘ cIReuIT | AaR-—ot6
a]s 20 1?2 o R Adf—ot5
i 1C] SECREAS b Tawl—s
el 7 18021 Bo—fEV avh—os
evs 17 [22 9o—1EK | "azb—o20
exJo 16 123" 3 Eﬁ A_G—°19
ez[J10 15[124 10 —EZ | Y
eps[§ 11 wfup  Tle—fEDY K '
epa[] 12 aluss 120 ED4
U 705 D/ UC pns censopHubix mepekniouaTenei
Pin-Anzahl
Konuuectso RbiBOAOB
n Iy l2max b Typ Tun
24 25,0 29,5 12,5 U 705D, U706 D
16 17,5 19,5 7,5 U 708D
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Integrierte Schaltkreise

Antriebssteuerschaltkreis

UC ons npueogos

HuTerpanbHbie CXEMbI

U 805D Antriebssteuerschaltkreis in p-Kanal-MNOS-Techno- UC pns npuBOAOB, U3rOTOBMIEHA MO P-KaHasbHOM
logie. Der U 805 D beinhaltet eine digital wirkende texHonornn MHOIT.
logische Schaltung, die hauptsdchlich aus einem Cxema U 805 D copepmmT umndpposyio noruyeckyto
Befehlsteil und einem Meldéteil besteht. Er ist speziell CXEeMy, COCTOSILLYIO B OCHOBHOM M3 KOMaHAHOM yactu
fur verdrahtungsprogrammierte Steuerungen von u n3 patunka. U 805 D npepycmoTpeHa Ans nporpam-
Einrichtungs- und Zweirichtungsantrieben vorgesehen MMPYEMBIX CMCTEM YMpPaBrieHUs OAHOHANPABNEHHbIM
und ersetzt gegeniiber bisherigen Steuerungen diskrete WM ABYHANpPaBfeHHbIM NMPHBOLAMHU U 3amellaert
elektronische Bauelemente wie Relais, Transistoren, AMCKpEeTHbIE 3MIEKTPOHHbIe NMPUEOPLI KaK pene, TpaH-
Freilaufdioden und Kondensatoren. 3ucTopsl, AMOABI M KOHAEHCATOPbI.
Grenzdaten Informationsdaten bei — 55O
Pa = 25°C
MpepenbHbie 3HauYeHus UnpopmaLMoHHble AaHHble Npu
UDD = '—-20...0,3 \Y —UDD = 13,3...17,25V
U =-—20..03V —lpp <20 mA bei/npu —Upp = 17,25V
o =0...85°CT) —l < 50uA bei/npu —Upp = —U, = 17,25V
Pseg = —55...125°C —Uon <2V bei/npu —Upp = 13,3V
—Uiy =25V
—Uy =10V
—lo =2mA
—lor <10 KA bei/npy —Uo = Upp = 17,25V
-——UlH = 2,5 V
—Up, =10V
fosz = 1,6...2,4kHz
Upp = U = —20...+ 0,3V —Upp = 13,3...15...17,25 V
’191-, = —10...85 0C1) —'IDD S 20 mA2)
sy = —55...125°C —l <50 uA3)
—Uon=<<2V¥
—lor <10 uAd)
fosz =1,6...2,4kHz

) zeitlich eingeschrankt / spemeHHo orpaHuueHHo
2) bei/npu —UDD = 17.25V

3) bei/npy —Upp = —U, = 17,25V

10—-4ERZ|ANTRIEBS-
. e
3 PRU| «kreis
a0—JeHz|
DRIVE
RFS (CONTROL
9 RM | CIRCUIT
10 ST
Enzc.}'_-? o 1 STE NSA 7
PRZC]2 27 {IRSS 2 NSE lAssf—o15
PRULCY3 26 [ITIP 3 oz
ez} 25 Firz 14 FFS STDF—o016
P15 5 24 [IR1 20 FQ AFS}—o019
p2r]s 23jaca 260—TIP
NSACq7 22f1sss 270—RSS BA[—o2!
RFSCY8 21f1BA 280—1Q
_RMC]e 20f7F0 50—P1
STCY10 191AFs 6o—P2
sTeCf 1 1808 220—)S8S)
NSE[§12 17]3-Uoo 230—4CG
voz[ i3 16fsTD 240—R1
FFSCj14 1507ass 250—4R2
U 8os5D U 8os5D
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MUC pns npusopos

4) bei/npn —Upp = 13,3V; —Uy =25V; —Up = 10V; —lo =2 mA
%) bei/npu —Upp = —Up = 17,25V; —Uiy =2,5V; —U;. = 10V

Pin-Anzahl

KOHMHeCTBO BbiBOO OB

n |1 Ilmux b Typ Tun
28 32,5 37,0 15,0 U 805D



Integrierte Schaltkreise

Servo-Schaltkreis
CepBo-UC

HuTerpanbHbie CXeMbl

B 654D Schaltkreis mit Briickenschaltung zur digital-proportio-
nalen Verarbeitung der elekirischen FihrungsgréBe
fiir die Ansteuerung von Kleinst-Elektromotoren in
einer Abtast-Regelschaltung. Vorzugsweiser Einsatz in

elektronisch gesteuerten Rudermaschinen.

UC c mocToBoit cxemoit ans nponopLMoHanbHO-
umncppposoit 06paboOTKON INEKTPUUECKMX NapamMeTpoB
ANIS YNpaBliE€HUsI MUKPO3JIEKTPOABUraTeNieM B cxeme
MMMynbcHOro perynuposanus. Mpumensiercs npe-
MMYLLECTBEHHO B rpebHbIX yCTpOMCcTBaX, ynpaBnisiemble
3MEKTPOHHBIM criocobom.

Grenzdaten Informationsdaten

I'Ipe,u,enbuble 3HaueHus

MHpopmaumoHHble gaHHble

bei/ #. =25°C; Us =5V;
npu |5 = 0; Ia = |11. = 0,1 mA

=38...7V lso

<12 mA bei/npu Us=%0,1V; RL =

Us = 5.7V Us = (1,5 £ 0,03) V

U1 =——5VU5 |so _<_45mA U3=U6=i0,1 V; RL=~”0

Is = 4 mA Iso < 45 mA U3=U6=(1,5i0,03)V.. L=

lz = 1mA

Ia =20 mA IIH3 S 300 /lA U3 = (1,5 .'_I_' 0,03) \Y

l4s =20 mA —U10/12=>2,8V Us=Ug =101V

lerm10/12 = —lermM10/12 = 500 mA R. = (10+£0,2) 2
+Ut0/122>28V Us =Us =(1,510,03) V

lravytor12 = —lg(avy10/12 = 400 mA R, = (10+0,2)
—Uj0/12>24V Us=Ug=%01V; RL'=(6%0,12) Q2

tp <5s; vr <<0,1

Pto: = 860 mW1) U3 = U6 = (1,5 i 0,03) \

Dq = —15...55°C +Ujo/12 =24V R. = (6 £0,12) 2

/ t, <5s; v <<0,1

) ¢, =55°C

3.5 &

21 33 68k  +Ug +Us
cr ] H ——o t "'T
10n .
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N e
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Integrierte Schaltkreise

Schaltkreis fiir Zeitablaufsteuerungen
UC pns ynpasneHus npoLieccamM, NPoTeKalowmMe BO BPEMEHHBIX MHTepBanax

‘HuTerpanbHbie CXeMbl

Schaltkreis fiir Zeitablaufsteuerungen

— I2L-Technolpgie
— integrierte Oszillator, Teiler, Steuerlogik, Betriebs-
artenwahl, Prellunterdriickung, Relaisausgang

— logische Ein- und Ausgdnge TTL-kompatibel

— Hauptanwendung: elektronisches Zeitrelais (ca.
100 ms bis 10 min, durch Schaltkreis D 351 D,
E 351 D auf bis zu 40 Tagen erweiterbar)

NC pns ynpaeneHus npoueccamu, NpoTeKarlime so

BPEMEHHBIX MHTEepBanax

— U2Jl-texHonorus

— WHTerpanbHbl€ OCUMNNATOP, AENMUTENb, YNPaBnsto-
was noruka, seibop pexmma paboTbl, BLIXOA Ha
pene

— rlorMyeckue BXoAbl M BbiIXoAbl coBmecTHmbl ¢ TTJ

—~ OCHOBHOE MPUMEHEHHME! 3MIEKTPOHHOE pene Bpe-
menu (100 mcek go 10 muH; ¢ nomowbio MUC
D 351 D, E 351 D npomexyToK BpemeHu pactupsie-
Mol fo 40 cyTok)

— 7 Betriebsarten programmierbar: Einschaltverzége-

rung, addierende Einschaltverzégerung, Ausschalt-
verzégerung, Kippfunktion, Wischfunktion, astabiler

— 7 nporpaMmMHMpYeEMbIX PEXMMOB: 3a[leprKKa BKIIO-

YeHUs, CYMMUPYIOLLas 3aAepiKKa BKNIOYEHUS,
3ap4epiKa BbIKNIOHEHMS, Nepertoyarowmne (pyHK-

B 555D

Multivibrator, Teilerliberbriickung

— Verzogerungszeit einstellbar durch Wahl der
internen oder externen Oszillatorfrequenz

— Start des Funktionsablaufs durch eine H/L-Flanke
am Eingang iST

— Automatischer Start durch Betriebsspannungs-
anschaltung bei iIST=1L

— Ein- und Ausgdnge bedingt TTL-kompatibel

— Teilerschaltkreis zur Erweiterung des Schaltkreises

D 355 D, E 355 D sowie zur allgemeinen Anwendung

als Frequenzteiler

— 12L-Technologie

— 4 Teilerketten durch externe Verbindungen
kombinierbar

— Teilerausgangssignale mit Tastverhdltnis 0,5
— open-collector-Ausgénge
— asynchrone Arbeitsweise

— in Verbindung mit dem Schaltkreis D 355 D, E 355 D

sind Verzégerungszeiten bis zu 40 Tagen mdglich
— Ein- und Ausgénge bedingt TTL-kompatibel
Zeitgeber-Schaltkreis

— die Schaltkreise ermdglichen die Zeitgabe im Bereich

Mikrosekunden bis Stunden
— die Schaltkreise sind TTL-kompatibel

UMM, obpasosaHue €AUHUYHOrO MMMYMbCa MPH
MOCTOSIHHOM BXO[AHOM CHrHamne actabunbHbIM
MynbTHBHBpaTOpP, yNpaBieHue AENUTENsMH

— Bpemsi 3aAepiKKn yctanosnusaercs Beibopom nubo
BHYTpeHHO nubo BHELHOM YacToThl OCLMNNATOPA

~ navano pabotbl o1 H-L-¢pponrta y Bxoga IST

— AaBTOMAaTHMYECKOE Hauano NOAKNIOYEHHEM MUTAHMS
npu IST =L

— BXOfbl U BbIXOALl YCNIOBHO coBMecTumLl ¢ TTJ

~ penutens Ans pactMpenus Bo3amoxHocten UC

D 555D, E 355 D, a tarxe gns obwero npumeHeHus
B Ka4YecTBe [ eNMTens 4yacToThbl

— U2J1-texHonorus

— 4 penuTenbHbIX LLEMNOYEK; UX MOMHO KOMBUMHUpO-
BaTh BHELWHUMM COELHMHEHUSIMMU

— BbIXOZHbIE CHUrHAMblI Aenutens co ckeaxHocTbio 0,5

~ BbIXOAbl C OTKPBITBIM KOJINEKTOPOM

— aCHMHXPOHHbIN cnocob pgencTBus

— B ces3u ¢ UC D 355 D, E 355 D BoamorxHblie BpemeHa
3afepxku o 40 cyrtok

~ BXO/bl U BbIXO/fbl YCIIOBHO cOBMeCTUMbI ¢ TTJ1

UC pns o6pa3oBaHis NPOMEXYTKOB BPEMEHH

— MPOMENXYTKM BPEMEHM € ANMUTENBHOCTBIO MHUKPO-
CEKYH[ [0 HECKOJBKO 4acos

— UC coemectumsbl ¢ TTJ1
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orys 6 |Tus o2 - ool —co
RCy4 5}J0K iuT2 oBL}7 12 TT N
‘ ocLys 11 eV osh—o2
B 555D D555D, E 555D ©°H2 10j-1us
Schwellwert-  Rucksetz-
Usg schalter eingang 16402
T 1 I
6 4 E / \»
Ausgangs- ¢
R Komparator2 stufe «
g
Ucontr. 4 e 3 Ausgang et lazs+os
— - »{64-02 [Hu-—
1S S0 Entladung | 76+1.2_|
Trigger g,
eingang R Komparator1
1
Masse
B 555D




Integrierte Schaltkreise | Huterpanbhbie cxemol

Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten

MpepenbHbie 3Hauenus Yenoeus akcnnyaTaumu UHpOpMaLMOHHbIE flaHHble
D355D, E355D '
Us =0...8V Us = 4,75...7,25V fo =105 kHz
U =-—08...7,25V") U <08V . UoL < 0,4V bei/npu low = 20 mA3), 4 mAS)
U =—0,5V...Us + 0,5V?) Un=>24V UoL <05V loL = 50 mA3)
Uo =—0,5...8V4) $a =0...70°C fiir D335D UoL <02V loL = 10 mA7)
Uo =—0,5...14,5 V3) Pe = —25...85°C fiir E355D
Py =400 mW loL << 50 mA3) :
D351D, E351D
Us =0...8V Us =4,75...7,25V . fi <105 kHz
U| = ——0,8...7,25 V Uu_ S 0,8V UOL S 0,4V bei/npu IOL =4 mA
I =1mA Un=>24V
Uo =—0,5...8V tps = ...
PV = 400 mW |OL _<_4mA
B 555 D . :
Us =0...16V Us =5...15V Uo <25V bei/npu lo = 200 mA
Pior = 600 mW - e =0...70°C Us =10V Us =15V ’
Dseg = —65...150 °C .
) auBer fiir Eingénge TT und CV ) kpome exopos TT u CV
2) fiir Eingéinge TT und CV ) ?) ans Bxopos TT u CV
3) fiir Relaisausgang ORS 3) ans ewixopna Ha pene ORS
4 auBer fiir Relaisausgang ORS %) kpome Bbixopa Ha pene ORS
5 fiir Ausgang OA %) ans eeixopa OA
%) fiir Ausgénge OB, OC, OD, OS, ORS . 6) ans eeixogos OB, OC, OD, OS, ORS
fiir Ausgang DC *7) pns eeixoga DC
Teilungsverhéltnisse des Schaltkreises D 355 D, E 355 D vom ) KpatHocte genenns MC D 355D, E 355 D ¢ ocuunnsitopHoro
Ostzillatoreingang TT zu den Ausgdngen OA, OB, OC, OD bzw. sxopna k eeixogam OA, OB, OC, OD wunu, npu coepuHenmnu IT
bei Verbindung von IT mit OA, OB, OC oder OD Teilungsverhdilt- ¢ OA, OB, OC unu OD, kpatHOCTb feneHus ¢ OCLMUINSTOPHOTO
nisse vom Oszillatoreingang TT zu den Relaisausgéngen ORS BXona K Bhixofam Ha pene ORS 1 ORS:
und ORS:
Teilungsverhéltnis am Ausgang an den Ausgdngen ORS, ORS bei Verbindung von IT mit
KpatHocTb penenus y BbiXopa y seixogoe ORS, ORS npu coepurenun IT ¢
1024 ' OA
10240 OB
102400 ocC
614400 oC
50— —<IT1 | fien
hal OE - - 08
120—T—0 1S1| 10:1
6o——JIT2 | JEGEE
— off}— — - -  ——_ 1)
Iis1| 6:1
on pus so—TTa ] Senen,
ol [10G | oG — - e ——— 013
OK ISt L 181 10:1 e - 01
is2| [iT4 . 02
oF
2 Fies no—JmaTmee T |+ ceveen o | et
— OH — Ol f— — OKfp—o03
M [ JOE 46—e—lis2| 24:1 I,_L 52| 48.1 [—OISZ 96.1
D351D, E351D O_T 4
220 75+0125 75%0125

»‘ .

5 ji :

il ¥ ” P 35403 W —rife-- Y 0.15v

- 90 0..15 vo1
0452017 . 401 0255
I 025-005 o0
2,5+0125 13+Q4
. -03 AOQOAIA3
AC0ASBS
8171615141312 11 10 MBRrNnIOSS
O o
I | gy gy -
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Integrierte Schaltkreise ' HuTerpanbubie cxXxembl

LED-Ansteuerschaltkreis
UC ans ceBeTOM3nyualoLmx MHAMKATOPOB

A 277D Integrierter Schaltkreis zur wahlweisen linearen An- NC ans ynpasnenus 12-amu anogammn nubo B pexxmme
steuerung von 12 LED im Punkt- oder Bandbetrieb «rtouka» nubo B pexmume «neHTta»
Grenzdaten Informationsdaten bei Us = 12V, 9q = 25°C + 5K
Mpepenbhbie 3Hauenuns UnopMaumorHbie faHHble npu
Us = 5,51) ...18V |so < 10 mA bei lLED =0
U3,U16,U17 =0...62V |3 <2/,tA 3 =1,2V
/JU15/14 = 1,3 V |16 < 2 //LA ' U3 = 6,2 V, U16/1 = 0
LED =0...20mA I <2uA Un =0
a =—25...+85°C
) gilt fir Punktbetrieb (Us > 10,5V bei Bandbetrieb und ) umeer mecto pns paborvel B pemmme «rouka» (Us > 10,5P
Ur (p =15V) npu pa6ote 8 pemmume «nenta» U Uggp =1,5B)
2) bei Us =5,5...18V ist der Schaltkreis funktionsféhig 2) UC paboTtocnocobHO npu HaMpsXKEHUU MUTAHWR

Us =55B...18B

Ansteuerschaltkreis fiir Schaltnetzteile

UC ans KnioyeBbiX UCTOUHMKOB MUTAHUS

B260D Integrierter Ansteuerschaltkreis fiir geregelte Sperr- - UC ans ﬂpidMeHeHMil B PEerynupyembix MCTOUYHMKaX

wandler- und DurchfluBwandler-Schaltnetzteile nuTaHus
Grenzdaten Informationsdaten bei Us =12V?2), 9, =25°C—5K
MNpepernbHble 3HaueHUs Mg opmaumoHHbie paHHble npu
Us = ,5...18V2) ls < 13mA bei —Iy =300uA U3 =Us =Us=Uy =0
Uy =0...5V U, =78...9V —I =5mA Uy =0
Ui, Uis =0...Ug —I3 <20,uA Us =2V
ls = 30 mA3) —Is < 10 uA Us =2V, U; =1V
|o = 40 mA I16 <5MA U16 =2V
—l, = 5mA VT =0...095 f = 50 kHz
—ly =15mA te—1,5 us Ugn =2V, f =100 kHz, R7/12 = 49 kQ
Peot = 900 mW 1) YT max > t

a =—25..,.+85° N
N Ja=—25...+60°C 2) bei Spannungsspeisung 3) bei Stromspeisung
Hall-Schaltkreise
UC paboTalowas Ha ocHose acppekTa xonna

B 461 G Magnetisch betdtigte kontaktlose Schalter mit Frei- MarnuTtoynpaensiemble  GecKOHTaKTHbIE MNEpeKntoua-
B 462G gabeeingang und offenem Kollektorzugang Tenu (OTKPbLITLIM KonnekTop)
Typ Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten bei/npn ¥, = 0...70°C
Tun MpepeneHbie 3HaueHUs Ycnosus akcnnyatayuu NudopmaumnotHble gaHHbIE Us=5V
B461G Us =-—05...7V Us =475...525V fir beide Typen/

Uow =—0,5...7V Be _65mT  bei/npu Uy =24V
B462G Us = -—0,5...20V ’ Us =475...18V Ba =5mT U =24V

UOH =—0.5...18V Uo[_ §0.4V |o|_ = 16 mA
beide/ U, =-—05...55V loo <16 mA torn << 4 us l

|o|_ = 30 mA ’(9'.; = 0.:.75 OC tDHL g 3 MS RL = 400 .Q

Y <2us I C. =15pF
tr < 1lus
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Integrierte Schaltkreisc
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Hurerpanbhblie cxeMpl

1 Bo3ByaMTEns CBETOM3NYualOLMX AMOAOR
2 TpaKT nepekntoueHus
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Integrierte Schaltkreise

A/D-Umsetzerschaltkreis _
AHanoroso-uyudposoi npeobpazosatens

HurerpanbHbie cxeMbl

~

C520D 3 Digit-Analog / Digital-Wandler nach dem Dual-
Slope-Verfahren fiir digitale Anzeigeeinheiten, Aus-
gangscode BCD, multiplex

TpéxpaspagHblit aHanoroBo-uudpoBoi Mo Metoay
ABoiHoro npeobpasoBaHus Ans LUMPOBBIX MHAMKA-
Topos; BbiXOAHOW curHan kopuposaH no BCD-kogy;
MYTbTHMNEKCHbIA cnocob pabortkl

Grenzdaten Informationsdaten . _ . ok oO

MpepenbHble 3HaueHus UHpopmaumoHHble faHHble bei/npu Us = 4,5..55V; J. = 25°C—5K

Us =0...7V Uey =—02...4+ 0,2V

Us =45..55V") Uor <04V bei/npu lor = 1,6 mA

Ujo = —15...+ 15V CMR = 48 dB?) |Uen| <02V

UOH =0...7V |so SZO mA B U6 =5V

Us =0..7V Us =0...04V fir/pna MR =2...7s7

loo =32mAl) Us =08...16V fur Speicherung / pns Hakonnexus

Jqa =0..70°C Usg =32.55V fur/gpns MR = 50...160 s™
Fehler/otknonenne << 0,19%; vom MeBwert/am +1LSD

U3MEepeHHOro 3HavyeHnsa

U[D = —99...4+ 999 mV
tm =1 msz)

SVR = 50dB?)

|| = 100 nA2)

) Betriebsbedingung
?2) typ. Wert

Initiatorschaltkreis
MHmymatopHas MHTErpanbHas cxema

") ycnosue pabortsl
?)' cranpapTHoOe 3HaueHue

T

A 301D Initiatorschaltkreis fiir induktive Ipitiatoren und UHuumaTopHas uHTerpanbHas cxema Ans UHAYKTMBHbBIX
allgemeine Anwendung. MHULMATOPOB M OBLLEro HazHaueHUs.

Grenzdaten Informationsdaten bei _oro _

MpepenbHbie 3HaueHus UHpopmaLMoHHbIE AaHHbIE NPK Ba=25°C, Us =475V

Us = 4,75...27 Vv Iso < 18,5 mA bei Us =27V

Uon =0 ..27V UoL <035V npu foL = 16 mA

IOL g 50 mA UOL < 1,15 \ Io[_ = 50 mA

——113 é 1 mA IOH <20 ,uA UOH =27 V. Ra =520

Pa =—25...4+70°C Ures =29V —li3 =1 mA

Cia << 47 nF

I3 <3mA fmax = 20 kHz Ci2 = 15 nF, Ry/s =27 kQ
T E AS/82 R

Schwellwertspannungsschaltkreis
Moporosa cxema ans ynpaeneHus

A302D Schwellenspannungsschaltkreis fir die VerschluBzeiten-
steuerung in elektronischen Kameras und &hnliche
Anwendungen der industriellen Elektronik.

Moporoeas cxema Ans ynpasneHus BpemeHeM 3KCno-
3MLUMM B INIEKTPOHHBIX poTOKaMepax W Ans NoAoGHbIX
NPHUMEHEHHUI NPOMBILLIEHHOMN 3NEKTPOHUKM.

P =25°C; Ry = 120 2

Grenzdaten Informationsdaten bei
MpepenbHble 3HauUeHUs MucdbopMmaLMoHHble 3HaueHHs npM
Us =—6,3Y...+ 6,3V lso <5mA
Us =23...6,3V?) Uion = (0,5...0,535) - Us
I <1mA Ui = (0,56...0,61) - Us
lou << 60 mA I, <25nA
Liys<<2H UoLr <03V
&4 = —10...55°C low < 100 A

tone = 0,7 usd)

town = 1 usd)

tr =t =50ns

bei/npu Us =4V

Us =23...6V
UI = Uloff
|o[_= 40 mA
Us = U| =6V

1 fir max. 10 s; RL =100 Q2
2) Betriebsbedingung
3) typ. Wert

) ans makcumanero 10 s; Ry =100 Q2
2) ycrnosue paboTsi
3) ctaHpapTHoe 3Hauenue



Integriérte Schaltkreise
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AeMynbTURNeKcep

MCTOYHMK OMOPHOTO CHrHana
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P2 = ycraHoska Hyns

P3 = Geschwindigkeitswahl
P3 = BbiBop ckopocTH
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Integrierte Schaltkreise

NF-Leistungsverstdrker
Ycunurene MowHoct HY

HuterpanbHbie CXeMbI

A211D 1 W-NF-Verstérker fiir Rundfunk- und Fernseh-
empféinger sowie andere akustische Gerdte.

Yeunurens HY ¢ BbixogHOM MOLWHOCTBIO
1 Bt aons pagvMonpuemMHHKOB, TENEBU3OPOB.

Grenzdaten
MpepensHble 3HaueHKUs

Informationsdaten bei
UHdbopMaLmoHHbie faHHbIe NpK

e =25°C, Us =9V, f=1kHz, R, =8 Q

U =42.15V

U =—05.+15V
IOM =1 A
Pioe = 1 WT)

Peor = 1,35 W?)
P« =10...4+70°C

|so <10 mA kei Uy =0

Vyg > 44 dB npu Po = 50 mW

SRA = 54,3 dB Po=1W

Re =390 kQ

k < 100/0 Po = 850 mW
k =149, Po = 50 mW

k =639 Po=1W

) d.<45°C

2) 9. < 45°C, K=8 cm?

A210E 6 W-NF-Verstéirker fiir Rundfunk-, Fernseh- und Pho-
A210K nogerdte mit Schutzschaltung gegen thermische Uber-

lastung.

Yeunurens HY ¢ BbIXOAHOM MOLLHOCTBIO
6 Bt ans paAMONpPMMHHUKOB, TENIEBM30POB
W NpourMBaTtenei co CXeMOM 3aluTel OT neperpesa.

Grenzdaten
MNpepeneHble 3HaueHus

Informationsdaten bei

MHdopmaLMOHHbIe faHHbIe NpH

Pa =25°C, Us =15V, f=1kHz, Re=4Q

U =4.20V Uier <70 mV3) bei Po =25W

U =-—3.+5V Ulew > 30 mV

IOM = 2,5 A ISO < 20 mA npu U| =0
A210E P, =1,3W2) Po >5W3) k =109,
A210K Py, =5W?) k <29, Po = 50 mW
A210E  Rihje = 95 KK'W k  <293) Po =25 W
A210K Renja = 25 KW fo > 15kHz .
A210E Rene = 15 KW Ri > 500 kQ

Pa = —25...4+70°C
2) 94 =25°C 2) 9. =25°C

3) Fiir den A 210 E ist eine geeignete Kiihlung vorzusehen,

%) Ans UC A210E Tpebyercs npumeHeHue papMatopa.

A2030H 12 W — NF-Verstdrker mit Gegentakt-B-Endstufe fir
A 2030V Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeréte mit Schutz-
schaltungen gegen Uberstrom und thermi3che Uber-

lastung

yeunutens HY ¢ BoixogHo# mowHocTeo 12 BT u ABYx-
TaKTHbIM OKOHeuHbIM B-KackapoMm ans npumMeHeHus

B PagMo- M TENENPUEMHHUKAX M NpoUrpbiBaTENsX

C 3aLUMTON OT 3MEKTPUUECKOM U TEPMHUECKONH nepe-
rpy3ok

Grenzdaten
MNpepenbHble 3HadeHUs

Informationsdaten
UnpopmalmoHHble faHHble

bei/npu P = 25°C—5K

Us+ =618V1)

“Us- =6..18 VY
Uiz = Us/s

Uz;s = Us/a

Up = —30...+30V
lom =35A

Pioe =20W

e = 5...40 ~C
R;hlu =3 K/W

|so S 60 mA2)
I <1 uh?)
Uio <20 mV?)
|IO S 0-5 IuAZ)
Uoo <22 mV?)
Po =16W3)
Po >=10W3)
k  <<05%3)
k =<05%?)
k  =0,5%3)
Vuyos = 76 dB3)

SVR = 40 dB3)

bei/npu k =109, f = 1kHz, RL =402
k =109%, f=1kHz, Re =88
Po =01W, f=1kHz, R =4 Q

Po =12W, f=1kHz, Re =4 Q

Po =8W,f=1kHZ,RL=SQ

U =02mVer, f=1kHz, R = 0
Ugr = 0,5 Ve, for = 100 Hz, R, = 4 Q

) Betriebsbedingung / ycnosue akcnnyataumu

60
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Integrierte Schaltkreise
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Integrierte Schaltkreise

NF-Vorverstérker-Schaltkreise .

- Yeunurens HY

Huterpanbhbie cxeMmbl

A 274D Hohen- und Tiefeneinstellschaltkreis fiir

NF-Stereosysteme

WUC ans perynuposaHus tembpa B ctepeoycunurensx.

Grenzdaten
MpeaenecHule 3HaueHus

Informationsdaten bei
UHdbopMalMOHHBIE BaHHbIe NPU

" $.=25°, Us =15V

USmnx =18V
Ul. = 12\/
Uiz =12V
Da = —25...4+70°C

ls < 40 mA

k <0,4%,
ap > 58 dB
aN >54 dB
g >15dB

>15dB

—9g
'"LI<2 dB
UQz

bei U, =U;p =55V
npu Uy =Uo=1V; f=1kH:z
U| —Uo—1V,f=1kHZ
U, = 100 mV
Uo =50mV; f=1kHz
U =100mV; U, =Upz =10V
U =100mV;U;=Up=1V
U, =100 mV; f =1 kHz
Vu = 0 (fiir einen Kanal)

A273D Lautstdrke- und Balanceeinsteller fiir NF-Stereo-
systeme mit physiologischer Lautstdrkebeeinflussung

WUC pns perynampoBaHus rpomkoctu u 6anaHca
B CTEpeoycHnurensx ¢ hUaMoONOrMyecku NpPaBunbHoOM
XapaKTepUCTUKON perynupoBaHMs rpOMKOCTH,

Grenzdaten
MpepenbHbie 3HaueHns

Informationsdaten bei
UucpopmalmoHHbIE AaHHbBIE NPYU

ag

P9a=25°C, Us=15V

Us
Uiz
Uiz
U,
Ry
Da

DG = =
\‘<I\)I\)m
= <<<
Q

11 T O

2

13

..70°C

Is <40 mA
k <:.0:5(VO

ag > 58 dB

aN > 50 dB

bei Uu = U13 =6V

npu u; =uUo=1V; f=1kHz
‘Balance hergestellt
¢ 6GanaHcuposaHo
u; =u,=1V; f=1kHz
Balance hergestellt
¢ 6anaHcupoBaHo
u; = 100 mV; u, = 500 mV;
f=1kHz
Balance hergestellt
c 6anaHcupoBaHo
uy =100 mV; f=1 kHz
Uiz =9V -
U; =1V; f=1kHz;
Vy = —60 dB
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Integrierte Schaltkreise | HyTerpanbHpie cXeMBbI
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Integrierte Schaltkreise

Hurerpanbhbie cxembl

Aufnahme-Wiedergabeverstdrker f't'lf Tonband- und Kassettengerdite

Yeunurens 3anucu/BocrnponsseaeHms

A202D Aufnahme-Wiedergabeverstarker fir Tonband- und
Kassettengerdte.

Ycunurenn 3anMcn/BocnpouaaeAeHun AN KatyweuHbix

M KaCCeTHbIX MarHMTOC(OHOB.

Grenzdaten Informationsdaten bei

MpepenbHble 3HaueHus

UHpopmaumoHHbIe faHHbIE Mpu

Us=9V; 29'¢=25°C

Us =5...12 Vv |S16 < 8 mA
a — —25...70 OC |515 < 16 mA
Pe = —25...100°C bei Us =9 V Ayvv > 63 dB
Ayav > 66 dB

kvw <1,2%

kay < 1.20/0

Uoe = 800...1600 mV

Uos (1V)

— < 3dB
Uos (0,1V)

bei Un =0
npu Usg =0
f =1000 Hz, Uiy =0,5 mV
f = 1000 Hz
Usr =125V
f = 1000 Hz
Uig = 100 mV
f = 1000 Hz
U|a =1V
f = 1000 Hz

Uig =1V bzw. 100 mV
f = 1000 Hz

NF-Verstarker
Ycunurens HY

B 308D Integrierter ungeregelter Mikrofonverstérker fiir Piezo-
sprechkapseln mit einem AnschluB zur externen Ein-
stellung der Verstdrkung

MHTerpanbHbiii MUKPOGOHHBIA YCHMNMTENL ANA MbE30-
3NMEKTPUYECKMX MMKPOMOHOB; MMEET BO3MOXHOCTb
YCTaHOBNEHMs OnpeAenéHHoro koadguuMeHTa ycu-
nexus .

B 318D Integrierter geregelter Mikrofonverstérker fiir Piezo- Perynupyemsliii ycunutenb Ansi Nbe303NEKTPUUECKMX
sprechkapseln MUKPOCOHOB :
Grenzdaten Informationsdaten bei Ry =950, R, = 1,2k, R; = 4102,

MpepenbHbie 3HaueHUn MHdopmaumoHHbie gaHHbie npu

ls = 35mA, f = 1kHz, ¥ = 25°C—5K

Is = 10...100 mA Us <85V bei U =0
ISM < 350 mA B 308 Vy = 30,3 - 39,7 dB npu C2 = C3 = 6.4 nF, U| =10 mV
Ja =—25...+55¢C B 318 v, = 32,3...39,7dB Is =45mA, Uy =5mV
Ua <05mV Ui =0, Is = 35mA (B 308), Is = 45 mA (B 318)
AVU1 < 3dB
AVuz < 1,2 dB !
B318 Av,; > 3,5dB

MHTerpansHelil ycunmTenb ¢ KOMNPECCOPOM AMHaMM-
UECKOro AMana3oHa 3ByKa AJii TPUMEHEHWS BYCTPOii-
CTBaX YCHUNEHMs 3BYKa ANs CTPAAAIOLMX OT MI0XOro
cnyxa

B 331 G Integrierter Horhilfeverstérker mit Dynamik-
kompression fiir Hérhilfegerdte
Grenzdaten Informationsdaten

MpepenbHbie 3HaYeHUs NHbopmaLMoHHbIE AaHHblIe

bei/npu J, = 25°C + 5K; Us = 1,55V;
RL =6000; C. = 68nF; f =1kHz

Us =1...3V lso S1 mA

U4 =06V |4 = 1.4...2,3 mA
Pior = 50 mW bei/npu ¢4 = 70 °C Vyy = 18...22dB
¥q = —25...70°C Vume = 58...68 dB

AVym =34 dB
Po =>0,5mW

bei/npu U, =0
U =0;U,=155V
U4z = 100 mW
Po = 0,5 mW
Po = 0,5 mW
k  =3%
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Integrierte Schaltkreise UnTerpanbHbie cXeMbI

AM-Empfanger
- AM-npueMHm1K
A 244D AM-Empfdngerschaltkreis fir AM-Empfénger bis UC ana npuemnukos AM-auanasora go 30 mly
30 MHz mit geregelter Vorstufe, multiplikativem ¢ perynupyembiM npeaycunutenem BY, muoxurens-
Mischer, getrenntem Oszillator und vierstufigem ZF- HBIM CMECHTENEM, OTAENbHBIM FeTEPOAUHOM M YeTbl-
Verstérker. Durch symmetrischen Aufbau und Rege- pexkackafHbiM ycunutenem MY. Bnaropapsa cumme-
_lung von 3 der 4 ZF-Stufen wird eine sehr gute TPMYHOM KOHCTPYKLMM M BO3MOKHOCTH perynMpoBanms
GroBsignalfestigkeit bei einem Regelumfang von Tpex U3 uetwipex kackagos Y4 obecneumnsarorcs
100 dB erreicht. OT/NHUHbIE NPHUEeMHbIe CBOWCTBA U NpH 6ONbLLIOM BXOR-
: HOM HanpsKEHWM B Mpejenax perynupoBaHUM RO
100 nb. .
Grenzdaten Informationsdaten bei 9. =250C, U =oy h=1MHz AR/ = 107
MpepenbHbie 3HauyeHUs - UncdopmaumoHHble faHHbie npy ° v s T ! f, = 455 kHz, fn =1 kHz, m = 0,8
HF-Teil: ' Gesamtempfdnger:
Us =4,5...15V Rinr =3,1kQ bei Us=0 Is <16 mA bei Upy =0
$e =—10...4+ 70°C Zowr = 420 k2 npmu Uireze)) =4 uV fipu
Us=2V || 4,5 pF : 4V, =84 dB AUne = 10 dB
Ug=2V S/N =24 dB Uine, =20 uV
ZF-Teil: Une > 60 mV ) Uine =20 uV
= Une 100...560 mV Uipyeg = 500 mV
Uirezr') =80 uv bei AUne = 10 dB k < 89, Uine =30 mV
AV.,z; = 60 dB npu k = 100/0 k < 100/0 Uinr -= 500 mV
UIZFmax = 300 mV Ug = Uiqu = 1,5 \) k = 100/0
Rizr =22 kQ U; = 12,5 uVv S/N =20dB
Zozr = 160 k.Q Rg = 300 Q
) © )| 9,0 pF m =03
) AU;/ AUy = 10 dB/ 3 dB
AM-/FM- und NF-Verstérker '
Yeunurens AM/YM- u HY-curnanoe
A283D. Einchip-AM-IFM-Empféingerschaltkreis mit NF-Verstdr- 'UC (opHokrpucTanbHas) Ans npuémHukos AM- u UM-
ker fiir Horrundfunkgerdte < curHanos U ans ycunewms HY-curnana
Grenzdaten: N Informationsdaten bei fzam = 455 kHz; fzem = 10,7 MHz; m = 0,3;
MpeaenbHbie 3HauEHMs UHpopmaumoHHble AaHHbie Npu e = 25°C—5K; Af = 22,5kHz; frn =1 kHz
Us =3...12V Iso <20 mA bei Us =55V E55mV
'SO = 50 mA2) UNFB = 30...200 mV npu ‘UiAM = 0,02...100 mV
Pto( = 600 mW 1) UNFB Z 65 mV UiFM =1mV
low = 400 mA , Vo, = 40dB f = 1kHz
Yo =—10...470°C Po =300 mW Us =55V,R =88, k=10%
AU =7048 AUnra 10 dB, = 1 MHz,-
Unrs :
fz = 455 kHz, f, = 1 kHz
") 9. = +70°C ?) Pq = —10...+ 55°C
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Integrierte Schaltkreise
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Integrierte Schaltkreise

Ton-ZF-Verstarker
Yeunurens UM-MY

HuTerpanbhbie cXeMbI

A220D FM-ZF-Verstérker und symmetrischer Koinzidenz-
demodulator fiir Fernseh- und Rundfunkempfénger

YMY ansa YM-curHanoB ¢ CMMMETPHUHBIM AETEKTOPOM
ANs TeNEeBM3OPOB M PafMONPHEMHHUKOB,

Grenzdaten Informationsdaten bei = 6,5 MHz, Af = * 50 kHz
MpepenbHble 3HaYeHUs MHdopmalMOHHbIE AaHHbIE MpH Do =25°C, Us =12V, Qo =20, fn = 1 kHz, m = 0,3
Us =6...18V lso <20 mA bei Ui =0 mV Rs'= 0 kQ
Us =4V Une > 300 mV npu Ui =1 mV Rs = 5 k2
|1z = 15 mA AUNF > 60 U. =1 mV R5 =5 kQ/O k.Q
|3 =5 mA U]T < 120 ,uV Rs =5 kQ
F4 =2 mA VuZE = 73 dB Ui =10 ,uV
Us;y =13V aam > 46 dB U =1mV Rs = 5 kQ
Riz/is = 1kQ k < 2%, U=1mV Rs = 5 kQ
ot = 400 mW") -R; = 10 kQ Ui =10 mV
Da =—10...+70°C G = 4,9 pF Ui =10 mV

A223D FM-ZF-Verstdrker und Demodulator mit zusétzlichem
NF-Eingang und -Ausgang fir Fernseh- und Rund-

YMNY pns YUM-curHanoe ¢ peMoaynsaTopom u ponon-
HMTENbHbIM BXOAOM M Bhixogom ans HY ans pagmo-

funkempftinger MPMEMHMKOB W TENEBU3OPOB.

Grenzdaten Informationsdaten bei Pe =25°C, Us =12V, f= 6,5 MHz, Af = %50 kHz,
[pepenbHbie 3HaueHus UncbopmaumoHHbie aanubie npu Rs = 10kQ, Qo = 45 f, = 1kHz, m = 0,3
Us = 10...18 V lso < 17,5 mA bei I =0 Uon <1004V  bei Rs =0
Us =6V U, = 42..53V npu ds/N =80 dB npu Uizg =10 mV
la =5 mA UNFB > 780 mV UizF =10 mV Urr < 60 ,uV
Rasss = 1...10 kQ Une1z > 650 mV Uize = 10 mV k = 1,20/0 Uize =10 mV
R13/14 g 1 kQ AUNpa > 70 dB R5 =10 k.Q/O kQ RiZF = 4.5 kQ UiZF =10 mV
f =0...12 MHz Uizg =10 mV Cize = 4,5 pF Uze =10 mV
Pior = 400 mW?7) Voze = 68 dB Uize =10 uV Rine =21kQ
Rthlu =120 K/W VuNF = 16 dB UiNE = 100 mV Ro = 1,1 kQ
Da =—25...+70°C aam > 50 dB Uize = 500 pV
) 9. =25°C

FM-ZF-Verstdrker

Y4 ans YUM-curuanos

A225D FM-ZF-Verstérker und Demodulator fiir Hérrundfunk-
gerdte, mit InstrumentenanschluB zur Amplituden-
anzeige, wahlweise positiv oder negativ gehende
Mono-Stereo-Schaltspannung, AFC-Ausgang mit Ab-
schaltautomatik sowie Rauschsperre.

YMY ans YUM-curHanos co BCTPOEHHLIM AEMOAYNS-
TOPOM [Nl MPUMEHEHMA B PaAMOBELLaTENbHbIX
NPUEeMHMKaX; ¢ BbIXOAOM ANS MOAKMIOYEHUS CTEeNnoY-
Horo npuBopa AN NOKasaHMs aMNAUTYLbl, MNONOXM-
TenbHOE MNM OTPHLATENbHOE HanpsXKEeHWe Nepeknio-
ueHuss MoHo-Crepeo.

Pa =25°C—5K, Us =12V, f=107 MHz

Grenzdaten Informationsdaten bei
Af = £ 75 kHz, f, = 1 kHz, Qo = 35,
MpepenbHbie 3HaveHUs MHdopMmauMOHHbIE AaHHbIE NpK Cur = 470 pF, Is = 0 A, Ca = 22 nF
Us =4...18V lso <15 mA bei l4; =0 mA
lis =3 mA Une > 300 mV npu U, =10 mV
l15 =1 mA U|T < 50 /,LV
P = —25...4 70°C Uq; <200 mV Ui =16 uv
l}15 < 700 mV Ui =10 mV
Uz < 20 mV fz = 1kHz
aam > 48 dB U =10mV, m=03
k = 1.50/0 Ui =10 mV
e 102y . ooma w0125
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b ¥ B, (f%i
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Integrierte Schaltkreise HuterpanbHbie CXEMBI
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Integrierte Schaltkreise

AM-FM-ZF-Verstdrker
Yeunutens AM-YM-TY

HuTerpanbHbie CXEMbI

A281D AM-FM-ZF-Verstdrker fir batterie- und netzgespeiste

Yuusepcanbhbiii YMNY ans AM- u UM-curnanos

Rundfunkempfénger. B PagMOBELLATeNbHbIX MPUEMHMKAX C NMUTAHWEM OT
Gatepei U cetu.
— [¢] —_ —
Grenzdaten Informationsdaten bei P =25°C, Us =9V, fn =1 kHz

MpepenbHbie 3HaueHUs

U opMmaumoHHble faHHbie npM

f = 10,7 MHz, Af = 75 kHz
f = 455 kHz, m = 0,8

Us =1V — 15 < 30 uA bei Us;y = — 110 mV Une =245 mV bei ui =15 uV
—Uzy =4V Une = 840 mV npuu; =50 mV Une =520 mV npu u, = 15 mV
Us;y =4V G, >62dB u =30 uv G, >65dB ui=10uV, Ug =0
Iz <2mA V, =87dB U =0 V, 94dB ui =5 uVv
Is =2mA Ur =190 uV ui =50 uVv AV, =62dB
I3 <3 mA aam = 54 dB m =03 Uireg = 11,5 uV
a = —10...+70°C Rk =172 Q uy =1mV Uimax = 18 mV k =109,
Ci =67 pF uy =1mV — Ur =380 mV u =15 uV
|50 §9mA k <100/0 u; = 15 mV
Rn =11kQ u = 200 uV
C, =125pF u = 200 uV
Stereo-Dekoder
Crepeopnekopep

A290D PLL-Stereodekoder nach dem Zeit-Multiplex-Verfahren
fur FM-Rundfunkempfénger

Crepeopexogep (PLL) ans UM-npuemHukos.

Grenzdaten
MpepenbHbie 3HaYEHUS

Informationsdaten bei
UndpopmaumoHHbie faHHbie Npu

8s =25°C, Us =15V, f = 1kHz, f, = 19 kHz,
U, = 2,8 Uss, Ui, = 100 mV

Us =8...15V
|6 =175 mA

Iso <20 mA
Ry =20k
Uipon >22mV
ipoff <22 mV
~ipon = 53dB!
Uipoff )
dsMm < 1,6dB
a; =>30dB
k =0,3%"
VU = —8 dB1)
do19kHz = 32,4 dB7)
dosskHz = 37 dBY)
doe7knz = 82dB7)

0o 114 kHz = 53 dB7)

UsL

=14V

) typ. Wert / ctangapTHOe 3HaueHue
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Integrierte Schaltkreise

A 281D Innenschaltung
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Integrierte Schaltkreise HuTerpanbubie cXem

Farbmatrix
MaTpuua RGB

A231D RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung zur direkten Marpuua RGB co cxemoit rawenus o6parHoro xoas
Ansteuerung der Videoendstufe in Farbfernseh- nyda. [ns npsmoro ynpasneHusi OKOHEUYHbIM KacKi
empféngern . [OM BUAEOYCHUIMTENS B LBETHbIX TENEBU3OPaX.

Grenzdaten Informationsdaten bei 9. = 25°C Us=12V, Us =24V

MpepentHele 3HaueHus UndpopmaLMoHHbIE AaHHBIE NPU @ Ui=Us=Uig=69V, Us=16V

Us =15V |s < 150 mA

U1, Us, U16 =9V Ursw = 7,6...8.8 \)

Uis =35V AUgsw < 160 mV

ls, |g, |1o = 35 mA

I =15 mA I <6 uA

Iz. |7,|11 =—2...F+F2mA Ah, |3. l16 <3,uA

lis = —3...+3mA V. (Y) =23...31 bei AUz =105V

Peot = 1,06 W) AFrge < 5%, npu Uis =21V, AUsz= AU =0,3V

Rthla = 70 K/'W mpg < 100/0 Us =13 V, Uz = 6,9 \

a = —10...55°C Us =82V, AUs(1) =—25V
AUs (2) = —1

A 232D RGB-Matrix fiir PIL-Farbbildréhren bzw. leistungsarme Matprua RGB ans npeumsanoHHBIX LBETHBIX KMHE
Videoendstufen, ermdglicht Darstellung von Zusatzin- KOMOB MWNAM ManoOMOLUHBbIX BMAEOyCMAMTENEHR; nc
formationen auf dem Bildschirm BONSIET yKa3aHuWe AONONHUTENbHbIX MHMOPMaLMH

3KpaHe

Grenzdaten Informationsdaten bei _ _ ko

MpepenbHble 3HaueHus UndpopmaumoHHbIE AaHHbIE NPH Us =12V, Uy =15V o = 25°C—5K

Us = 13,2V Iso < 85 mA

Uy, Us, Us =0...132V ligs hias g < 3uA bei Quellwiderstand < 200 £

U,, Uy, Ug =0...132V Usk >75V npu Klemmung ,ein”

U =—05...03-UsV Ugk <65V Klemmung ,aus”,

Ug =0...132V Ig <1uA Klemmung ,ein"

Um. U12. U14 =Us +3V Ig < —60 ‘uA Klemmung aaus”

Ui, Uiz, Uis =03-Us...Us V U, >1V Ausblendung »ein”

—lg =1mA U, <05V Ausblendung ,,aus”

Peot =12W" lios l12s l1g > 3,5mA CONPOTUBIIEHME MCTOYHMKA

a =-—25...+4+60°C Us, 5 =0...10V curHana
Vy = 0dB
AVU > i'400/0 AU3,5 =15V
) da =25°C -
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Integrierte Schaltkreise
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Integrierte Schaltkreise

TV-ZF-Verstdrker
YN-YU B Teneeusopax

HuTerpanbHbie CXEMBbI

A240D Geregelter TV-ZF-Verstdrker mit Demodulator und
Video-Nachverstérker fiir Schwarz-WeiB- und Farb-

Perynupyemel YU ¢ nemopynsatopom u pononHu-
TENbHLIM yCUNIUTENEM BMAEOHACTOT ANs YepHO-Benbix

fernsehempfdnger M LBETHBIX TENEBM3OPOB.
Grenzdaten Informationsdaten bei o _ _ _
MpenenbHbie 3HaueHus UHdpopmauroHHbie faHHbIe NPH a=25°C, Us =12V, Rs =130 Q
Us =15V , l43 < mA bei Uiy =55V Ugimin = 1,9...23V bei uyy=20mV, Ujy =55V
|14 = 50 mA U14 < 6,4 \ |14 = 40 mA |5 > 3 mA‘) npu
Us =15V U11 > 4,8 \Y) u = Uq1 = 2,6...4,2 Vss u = 20 mV, U11 = 5,5 \'
|11/3 =5 mA U12 < 7V u; = U1z > 2.0 \Y) u; = 20 mV, U“B? 5,5 \
|12/3 =5 mA Uimin < 350 ,LLV U = UDF(11) >30 mV _ bt _
Uo =—1..43V AVze > 50 dB f =65MHz, —7—=30dB
—U;=15..5V < BT
P“,Eh = 700 mW Buideo > 7 MHz Uit =55V  uprz > 30 mV f =65MHz, —5—=30dB
$a =—10...+55°C

1) 10 dB nach Tunerregeleinsatz

) 10 gb nocne peryn1poeaHmus 6OKOM HACTPOMKH

A241D Bild-ZF-Verstérker mit interner AFC-Gewinnung fir

Schwarz-WeiB- und Farbfernsehempfénger

YMNY ans kaHana M306paxc€Husi cO BCTPOEHHOH Bbi-
pabotkoit curHana AlNY ans yepHO-6enbiX M LBETHBIX
TenesusopoB

Grenzdaten Informationsdaten bei
MpepenbHble 3HauYeHus

MHpOopMaLUMOHHbIE AaHHBIE MPK

U11 = 12V, 19'q = 250C

14V Iso < 70 mA

U11 = bei u; =0, UM = 8,1 \Y
U6 =6V U12 =57...63V |4 =10mA, U14=6V
|4 = 12 mA U4 < 300 mV UM =6V
Is = *1mA Iy < 10 mA u; = 20 mVg, f = far £ 100kHz
Ja =—25...+60°C s = —200... +200 uA
u; < 200 uV
{Vzg > 50dB
BVideo > 7 MHZ U16—1 = 100 mV (38,9 MHZ)
. Uiy = 5mV (37,4...31,9 MHz)
. 223 - l520122
——
y O 0
sV 18 Ly
0 - 0..15°
045201 " " L Bl 0‘25':8‘.6 s
250125 .04
13.03 A00AZA3

A240D, A241D
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Integrierte Schaltkreise

HuTerpanbhbie cCXeMbl
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| I ! i 17 Sch
— AFC Schalt
Ug 12V 11 B/L L‘—g 7 — 10 Gispannung
I £ 0belff 389MHz ?90'ber f 38 9MHz S
+Ug +4V Uy
4k | 4k 0 . 4k |4k, 41 0= '>25V 5
1 - [UegH oY) UAFC
4 5 T22 - 6V+55V
E’J ZF Verstarker 4 _ 1okn Lok - IJAFC Synchrory B AFC Regel TRy
}d - [ D_N_T 2demodulator signal It’;
| T20pf | Abschaltung
C25m= | i {YRet ¢ 14 18 21
e L l ZF Synchron -0+ 19 deeo +Us Video-Ausgangs-
= demodulator ] 2000 12
ZF Eingangs E C'_U } fur Video | 770 * —] », g - spannung Ny
signalvom ) k(Unkze Uozr signalgewin - L. r Vid 'y 38V
ZF Filter $ 1] ' nung ! &] 172 { 20 31V
1 - y—‘, <
Video 15 L S L
2 vorverst +Up M T
%ﬂ S
T20pF - “‘]L_ - JI e —
10}Schwarz ST77 6T
2 _L'*‘—; inverter [T 3 (RAh LE) U ¢
Kanalwahler +Ug r< v
regelstrom 4 ] 1 +45V Ultrawerft - Py | - 22
- 9
1 * N Regel T Regelsignal- Regelspannungs T inverter ! VCR ‘i
Amax 10mA 32152';,56 le]aufbereitung gewinnung fur AVR ’;8:2, 173 16 i | Abschal
UAVR7 ker fur AVR nut Storaustastung - _] I Jtung
5 6 ¥ - 420
Einstellung des *Us —— 3, —- g - (externes Regeloignal) 12 13T Aa1AIXO
Kanalwahler- l— Ru e VCR -
ubernahmepunktes | Py [ c Rg -L_C Schalter
I 1T Tl
A 241D Blockschaltung
Bnok cxema
rHan € KOHTYypa' yé r r
1 curHvan MY ¢ koHtypa YNY 10 vHBepTOpP YEPHOro curHana
2 TOK pPerynupoBKM CeneKkTopa KaHanos 11 nepexnioyatenb AN BMAEOMarHMTooHa
TAHOBMEHWE TOUKM Hayana n a T LUHKUM CcUrHan f
3 YcraHosne OUKM Haua erynupoBaHus cenekropa 12 (BHewH erynMpoBaHu
Kananos 14 cuHxponHbiit petektop AMNY
4 yeunurene MY 15 npepycunutens BMAEOCHMrHana
5 ycunutens TOKa PErynupoBaHus 16 uHBepTOp Benoro curHana
6 noaroTtoBKa curHana perynupoBaHusi ans APY 17 nanpsikeHne cpabatbisanus AMNY
7 BoipaboTka HanpsiKeHus perynuposanus ans APY c nogas- 18 otkniouenune curHana perynuposku AMY

NeHneMm NOXHbIX CUrHanos
KOHTYpP ONOpPHOro curHana

CMHXPOHHbI Aetektop MY pans eeipaboTku BuAeocHrHana

19
20
21

BbIXO4HOM

BbIKOAHOE

KacKkajg BMAEOTPaKTa

OTKNIOUEHUE BUMAEOMArHMTOOHa

HanpsiKeHue BUAEOTPAaKTa
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Integrierte Schaltkreise

Horizontalkombinationen

CxeMbl ANs CTPOUHOMN pa3BepPTKM

HuTerpanbHbie CXEMbI

A250D Horizontalkombination fiir die Impulsabtrennung und
Zeilensynchronisation in transistorisierten Fernseh-

UC ans cenexkumu MMNYnbCOB M ANSi CUHXPOHM3aUMK
CTPOYHOM pPa3BepPTKU B TPAH3UCTOPHLIX TENEBU3OPAX.

empfdngern
Grenzdaten Informationsdaten bei sRoO _ _ _
MpepenbHble 3HaueHUs MHdbopmaumOHHbIE faHHBIE MPU #ha = 25°C, Us =24V, Rs = 390 0, f=15625%5 Hz
|s = 50 mA U7 > 8V bei Us = 1,0 VSS
Ia =2...5mA Uzsu: < 550 mV Iz = 20 mA
—Uis =6V fo = 14062...17188 Hz Cis1 = 10 nF, Ry;1 = 10,5 kQ
15 =22 mA ty > 150 us 5 = 1,0 Vss
Uz =12V Us > 1V
l10 =0,5...5 mA + Af > 570 Hz Us =10 Vs
—Uo=5V — Af > 570 Hz Us =1,0 VSS
I =2..5 mA ts = 23...30 us
U11 = 0U3 V
Pa = —10...+ 55°C

A 255D Integrierte Horizontalkombination fir Horziontal-
ablenkschaltungen mit Transistor- und Thyristorendstu-
fen von Fernsehgerdten, Eignung auch bei VCR-Be-

UC Ans KacKaaoB FOPU3OHTAanbHOrO OTKNOHEHMS B
TenesM3opax; NPMroaHa Afs OKOHEYHbLIX KaCKaAoOB Ha
TPaH3ucTopax M TMPUCTOPax; NpMroaHa M npu nog-

trieb KIAKOUYEHMH BUAEOMArHMTOOHA.
Bnok cxema
Srenzdaten Informationsdaten bei Uy = 12V, 9, = 25°C—5K
peaenbHbie 2Ha4YEHMUS MudopmalmoHHble gaHHbIE MPH
U, UpUqyp =132V U, >8V bei —I7 =10mA, Uy =12V =5V
Uz =18V UB >7,5V npu U9 =1V,—18=1mA, U14=12V——>6V
Uy, Uy =6V fo = 14800... 16400 Hz
l(,, |7 = 10mA tF = 3,74,3[,{5 U7 =7V
Iy, —I3 = 400 mA —Af > 700Hz fo = 15625 Hz
Pa =—25...+70°C tre =11...17 us Us =0,U,=35V,U; =5V
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Integrierte Schaltkreise HuTerpanbhblie CXEMbI

C31 Rs

1 aMnAUTYAHBIA CNEKTOP € NOfaBNEeHHEeM Nomex

5 , |Amplitudensielj  [Bildkippab- Stabilisierung Ausgangs- 2 2 CcTyneHb OTCeYKW KaAPOBOH pPasBepPTKu
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A250D Blockschaltung
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I sk impuls- swle | iy | | rawexue ny4ya
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| — I 8 KacKaf Ansi ceneKuMM CMHXPOMMIYIbCOB
| } | BEPTUKANbHOFO OTKMNOHEHUS
| Um Torz Tastimpul ! 9 reHepaTop BbIXOAHbLIX MMMYNbLCOB
| schalter | | | | 10,12 kniou 1/2
I 10 1 12| 13 I 1" nepexnioyartens
B e e "::EEL—— ——————t 13 reHepaTop MMNynbCOB rawleHMs
| 5 ; Sl e S Phasen. Fege O] | 14 KacKap cenekumMm CUHXPOMMMYMbLCOB
| [mpus. o g oot onstante diskrin -Jghannung: | 15 nopaeneHne nomex
It | 13| I N L A P A S 16 AETEKTOP COBRaAeHUs
L = ] I+ 17 nepexioyeHne NOCTOSHHOW BpemeHHn
e L f 18 as3oBbIi AuckpummHatop 1
] 10 1 -4 B % 5 16 19 OFPaHWuMTENb HANPSKEHUs PEerynupoBanms
ASSAIT0 20 ocuMnnaTop
A255D Blockschaltung
Bnok cxema
75%0125 223 . ﬁ 750125
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\\ v | ! - ™ \
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) o I\
v 015 : U 9 %...15"
02501 045%01 o3 0,25+01
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“BRIWSS errBENS
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Integrierte Schaltkreise

Videokombination

KoMBuHMpOBaHHBIN ycunMTens BUAEOHACTOThI U SIPKOCTH

HuTerpanbhbie CXEMBbI

A270D Video- und Leuchtdichtesignalverstérker mit Strahl-
strombegrenzung und gleichspannungsgesteuerter

Kontrast- und Helligkeitseinstellung fiir Schwarz-WeiB-

und Farbfernsehempfénger.

Der AnschluB einer Verzégerungsleitung beliebiger

Impedanz ist mdglich.

Yeunutenb BMAeOCUrHana u SPKOCTHOTO cMrHana

C orpaHMueHMeM TOKa Ny4yKa M PEerynupyemoi nocro-
SIHHBIM HanNpPsXKEHUEM YCTaBKOM KOHTPACTHOCTH U sip-
KOCTW ANS LBETHLIX M YepHO-BenbiX Tenesn3cpoB..
BO3MOIKHO NpUcOeAMHEHHE NIMHMM 3aAEPMKHM C NIOBEIM
MMNEJaHCOM,

Grenzdaten
MpeaeneHble 3HaueHKUs

Informationsdaten bei
U opMaLMOHHbIE AaHHbIE NPU

Us=12V, 9. =25°C, U; =39V

Us =155V Ug,Ug =—2...4+4V
U, =155V Ui, Uy = —5...+6V
U4,5 = 13,2\/ U15 =5V

|6|5 =5V —Io =20 mA

|4 = 10 mA UBAs =2V

|5 =2 mA UgAs =2V

Py =20mW" Prot = 700 mW+4)
da =—10...455°C

Is é 36 mA bei U12 = 1,2 \Y)
U 4,650: < 120 mV npu Is = 0,2 mA,
|4 = 0,8 mA
Uss <05V Uiz =12V
Uss >30V Uy, =42V
AUqs <20 mV Uy, =2V
V., = 2,0...2,8 U7 = 3.3 V2)
Aut, 16 < 160 mV Us =21V,
U, =33V
Auy (Uy) > 20 dB Uy =12V,
U7(2) = 3.3 V3)
Bvideo > 6 MHz U7 = 3,3 V,
us =05 Vss,
AV, = —3dB
Bvideo > 7 MHz U7 = 3.3 V,
us =05 Vss,
AV, = —4dB

") Ha = 25 °C, fiir separaten npn-Transistor
2y AU; = Sprung von 2,8 auf 3,6 V

3) AU; = Sprung von 3,2 auf 40V

4 P =25°C

Secam-Dekoder
Cekam-pekogep

) §a = 25 °C, Ans OTAENBLHOrO NPN-TPaHCUCTOPa
2) AU; = nepexop c 2,8 Ha 3,6 B

3) 4AU; = nepexop c 3,2 Ha 4,0 B

%) P =25°C

A295D Secam-Dekoder fiir Farbfernsehempfdnger, bestehend

aus Verstérkern fir das direkte und das verzégerte

Signal, Kreuzschalter, regelbaren Begrenzern fiir beide
Differenzsignale, Farbauf- und -austastschaltung und

Farbabschalter.

Cekam-fekofep ANs UBETHLIX TENEBU3OPOB, COCTOS-
LWMA U3 yCUNUTENS NPSIMOrO M 3aAEPIKAHHOTO CHrHa-
NOB, NEPEKPECTHOrO KOMMYTaTOPa, Peryimpyembix
orpaHuTeneii 060Mx PasHOCTHBIX CMrHaNoOB Nepeknio-
uatens ANS NOAKMIOUEHMS M rallieHus CMrHana uyser-
HOCTH M CXEMbI BBIKMIOUEHMs KaHana L{BETHOCTM.

Grenzdaten
MNpepaenbHble 3HaUEHKs

Informationsdaten bei U =12V, $#, =25°C, Uiz =Uy; =3V, —Uyp=2V
Uudopmaumonrbie ganubie npu Ug = 2,7V, Ry = 1,5 kQ, C. = 15 pF

Us .= 15V |50 < 60 mA bei Ug =0
Uy, Uqs =—4...4+4V Uss >3V npu Ris, 11 =10 kQ
Uz,U13 =—4..+4V U15 <0.3V R15,11 =10 k.Q, U1=3V
UiosUjz2. =—4...+4V — Uj0, Ug2 <17V Ue = 95 mV.g

103 U12 = —'4"“ 6 V1) U1, Uz, U13. U14 < 1,1 V Ug = 95 mVeﬁ
Us =4V , Ug, Uqe 1,2...1,9 Vss us = Us =95 mVer, Usg =22V
us, Ue = 1,5 Vss Aug, Auqe 1dB Auz = Aug = (9,5...190) mVq
lg =3 mA 1Uo (Us) < 50/0 us = Ug =95 mVe«
|15 :2,5 mA Ua:0,9; 1,2; 1,5\/
Pioe =1W? {ug (u1e) <7% Uz = Us =95 mVer, Us =09; 1,5V
Ro,11, R16,11 = 6 k2 Dato <—15dB us, 6 = 95 mVeg
195 = —10...+ 55 OC D6,9;D3,16 >33 dB us, ¢ = 2.5 mVeﬁ

De¢, 16: D3, 9 >41dB us, 6 = 2,5 mVeq

N t<15 us 2) P, =25°C
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Integrierte Schaltkreise
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A270 D Blockschaltung
Brnok cxema
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Integrierte Schaltkreise

Operationsverstdrker
OnepauuoHHble ycunurenm

HuTerpanbHbie CXEMbl

B 176 D Programmierbare Operationsverstérker mit hoher

B 177 D Verstarkung, kieinen OffsetgréBen, groBem Eingangs-
widerstand und groBer Ausgangsamplitude fiir )
universellen Einsatz in elektrischen MeBgeréten. Der
Typ B 176 D ist intern frequenzkompensiert.

Mporpammupyembie OnepaLMOHHbIE YCHUITUTENH
¢ BonblWMM yCHNEeHUEM, ManbiMK HYNeBbiMU Hanps-
WEHUSIMM M TOKaMK, BONLLIMM BXOLHBIM CONPOTUB-
neHuem M 6onbWION aMNNMTYAOMN BBIXOAHOIO CUrHana
ANS NPUMEHEHMs] B 3NEKTPUUECKMX U3MEPMUTESbHBIX
npubopax. UC B 176 D umeet BHYTPEHHYIO UACTOTHYIO
KOMMeHcauumio,

Grenzdaten Informationsdaten bei/ ¥, =25°C—5K,
Mpepenbhbie 3HauekHus UHdpopmaumoHHble aaHHble npu Usy = Us- =3V E£15%
Us+ =18 \ U|o S 6 mV .
—Us- =18V o <<6nA bei/npy —lse: = (1,5 £0,01) uA ‘
Uem =215V Iy < 10nA —lser = (1,5i0,01) ‘MA )
Uip =+30V Iso <20 uA —lsee = (1,5%0,01) uA,
lser = 200 uA RL = o
tk =5s1) CMR =>70dB AUy = (1+001)V
D = —25...85°C Vy =68 dB —lsee = (1,5 £0,01) A,
Pioe = N R.=75k*x 19,
SVR =>74dB 44U, = (1 *x001)V

) bei Pamax MuB le: <X 30 A sein

" nput Famax AOMKHO BbITh lser << 30 A

B 080D BIFET-Operationsverstérker mit SFET-Eingangsstufe,
B 081D kleinen Bias- und Offsetstrémen, sehr groBem Ein-
B082D gangswiderstand, interner Frequenzkompensation

OnepaumoHHble yeunutenu (Ha BunonspHeIX M none-
BbIX TP@H3MUCTOPAaX) C NONEBbIMM TPAH3UCTOPAMHM C
yrNpaenseMbiM pP-n-nepexoaom BO BXOAHOM KacKapfe,

B083D (auBer B 080 D), geringer Leistungsaufnahme, latch- MasblMM HyNeBbIMM TOKaMM M TOKaMM NOCTOSIHHOTO
B 084D up-geschiitzt, groBem Differenz- und Gleichtakt- CMeLLEeHHUsl, BHYTPEHHOM 4aCTOTHOM KOMMEeHcauun
eingangsspannungsbereichen und kurzschluBfest fiir (kpome UC B 080 D) maneim notpebrnenmnem mouy-
universellen Einsatz. HOCTH, BONbWMMHK fMANa30HAMHU BXOAHBIX CHH(a3HbIX
’ M NPOTMBO(dAa3HbLIX HANPSKEHHUH U 3aLUTON OT KOpPOT-
KOro 3oMblKaHus Ansi obLiero NpUMeHeHMUst
Grenzdaten Informationsdaten - — 2B O _ —
MpepenbHble 3HauEHUS NHdopmaLMOHHbIE flaHHblEe bei/npu Jo = 25°C, Uss = Us- =15V
Us. =18V CMR =70dB bei/ Uen = —10...10V
—Us- =18V SVR >70dB npu Us, = —Us_. = 8...18V
Up =%30V Vuo =68dB o =—10...+ 10V, Ry = 2kQ
Uew =115V lso <28mA Rl =o0,Uo=0
tk = oo bei/npu Pyor << 680 mW Uo <15mV N
Pior = 680 mW bei/npn &, = 25 °C Uo =12V R. =10kQ
Uo =210V R =2k
9«  =0..70°C j; = 16 uV/K3) $a =0..70°C
i =150 °C SR =6 V/us3)
seg = —55...150 <C fr = 3 MHZz)
ri = 10" QB)
o =5pA))
. Iy = 30 pA3)

b fir/npu Usy = —Us- = 15V: Ueym = Us-...Us+
?2) Mindestaussteuerfahigkeit /
MUHUManbHBIK YPOBEHL MOAYRALMM

1,5max.
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Pre 3
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o
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LL? o«
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Integrierte Schaltkreise
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B176 DY, B177 D Blockschaltung
Briok cxema

A
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W
il
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& C1 18pF (nur/only B0O8ID ..B084D)

¢
OK (nurzonlyB081ID B0830D)

B080D...B084D Innenschaltung

Cxema BHYTPEHHMX COEAUHEHMH

FK Uss A OK FKUs. A OK Us: A2 E2 E2 OK1Us: A1 A2 Us, OK2
[8l 7 [6] 51 Bl 6l 5] fAl fi3_f2| 17 o] [o] 8]

OPV1 oPv2

oo =<

HuTterpanbhble cxXeMbl

3epKceto Toka
CUMMeTpHUeCcKUuit auddepeHumanbHblid ycunuTens
¢dasoBpatyarens

KOMMNEHCauus HYNEeBOro HanpsMmeHns

ycTaHoBKa pabouei Touku

OKOHEYHbIH noTeHuHnana

1
2
3
4
5
6
7

A4 E4 E4 Us. E3 E3 A3

OKOHEeUYHbIH KacKafj ¢ orpaHU4YeHHeM TOKa

[ININCINTI NN, O] 2] 13 4] b1 [2] 13 1a] 15 6] 7] L 12 13] (4] 15] (6]
%’é E E Us- At E1 Et Us- At E1 OKi Us_EK2E2 E2 Al Ei E1 Us. E2 E2 A2
B 080 D B 081D B 082D B 083D B 084 D
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Integrierte Schaltkreise HuTterpanbHbie cXeMbl

Operationsverstérker
OnepauMoHHbie ycunuTenu

B611D B615D Operationsverstdrker mit hoher Verstdrkung, ) OnepaumoHHbie ycunutenu ¢ GonblUMM yCHNEeHUeM,
B621D B625D kleiner Offsetspannung, hohem Eingangs- ManbIM HYNeBbIM HanpsKeHuem, BONbLIMM BXOAHBIM
B631D B635D widerstand, groBem Betriebsspannungs- CONpPOTHBNEHHEM, BONbILIMM [1MaNa30HOM MUTaloLero
B761D B765D bereich, groBer Aussteuerbarkeit, groBem Hanpsenus, Bonlwoi cnocobHOCTEI0 MOAY NALMMK,
B81D B865D Ausgangsstrom und open-collector-Aus- 6ONbLIMM BLIXOAHBIM TOKOM M BbIXOLEMMU C OTKPBITHIM
B 2761 D B2765D gdéngen. Die Typen B611 D, B615D, B 621 D konnektopamu. UCB 611 D,B615D,B 621 DB 625D
und B 625 D haben einen TTL-gerechten umetor coemectumbiii ¢ TTI seixog; UC B 2761 D
Ausgang; die Typen B 2761 D und B 2765 D n B 2765 D umetoT BHYTPEHHYIO HACTOTHYIO KOMMEH=
sind intern frequenzkompensiert und sind cauMio U ABNSAIOTCA ABOMHBIMU ONEpPaLlUOHHLIMM
Doppel-Operationsverstérker. YCUANTENS MU,
Grenzdaten Informationsdaten bei/ Usy = —Us— = 10V3), ¢, = 25°C
MpepenbHbie 3HauYeHUs UHopmaLMoHHbIE faHHbIE npu Usy = —Us- = 15VE)7)8), R, = 2kQ
Usy =—Us- =2...15V3)¢)7) Iso <1,5mAY)%)9% - bei/ Ry = o0
U5+ = —Us- = 1.5... 18 V4) 'so S 1,25 mAz) 3) npu RL = o
Usy = —Us- = 1,5...10 V%) Uo < 6mV¥)9) Usy = —Us- =5...15V
Up = Us-...Us;2) %) - Uio < 7.5m\?) Uss = —Us- =5...15V
Up = Us-...Uss) ) Uio <10 mV5) Usy = —Us- =5...10V
Up = —13...4+ 13V3) 1) Uio <15mV")3) Usy = —Us- =5...15V
Uem = —13...4 13V3)7) lio SO.3/4A2) 4 6) Usy = —Us- =5...15V
UCM =—12...+ 12V4)6) IIO £0.3MA5) Us.;. =—-U5— =5...10V
Uem = —8...+ 8V53) o =<<25nA1)3) Usy = —Us- =5...15V
lo. = 70 mA7)8)9) I <1 uhA2t)9) - Usy = —Us- =5...15V
H9a = 0...70 °C0) I <1 uhd) . Usy = —Us-=5...10V
da = —25...85°C!Y) Iy < 50nA"3) . Us: = —Us- =5...15V
%, = 150 °C10) 1) CMR = 60 dB%) Ucm = —8...+ 8V
Renjo = 140 K/W10) 11) CMR = 60 dB3) 7) Uem = —13...+ 13V
CMR = 65 dB*%) ¢) Uem = —12...4+ 12V
Vuo =75dB3)7) ) Uo = —10...+ 10V
Vuo =81,5dB% Uo =—5...4+5V
Vuo =80 dB¢) Uo =—10...+ 10V
Vyo =75dB9) Uo =—5...+5V
Uo =—14,9...4+ 14,8V") 1%
Uo = —14...14,9V9)8) 14 Ri. =620Q, R, =2kQ
Uo =—9...4+9,8V5 ")
Uo =-—8...+98V5%¥) R. =400

lor <100 ,uA5)
lor << 10 uAf)7)8)

SVR = 80 dB9) Us+ = —Us- =10V, Vy = 100
SVR =74 dB5)7)8) Usy = —Us- =10V, Vy = 100
lon ==2,5mA%Y)
R = (3...20) R.™)
" fir/gna B611 D, B615D ) fiir/nns B611 D, B621 D, B631 D, B761 D, B 861D, B2761D.
2y fur/nna B 621D, B625D ) fiir/pna B615D, B 625D, B 635D, B765D, B 865D, B2765D
3) fijr/.qnﬂ B 631 D, B 635D 12) U5+ = —Us_ =2...13V
% fur/ana B761 D, B765D 13) Ugy = —Us- = 13...15V
5) fiir/ana B 861D, B865D ) Mindestaussteuerfhigkeit / MuHuMansHBIi yposeHb
6) fiir/pna B 2761 D, B 2765 D MoAaynauMm
7y fir/gna B 611 D, B615D, B621 D, B625D 5) Betriebsrichtwert / pekomenayemoe akcnnyaTtayMoHHoe
8) fiir/ans B631 D, B635D, B761 D, B765D * 3HaueHHWe :

9) fur/pns B 861D, B865D, B2761D, B2765D

)
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Integrierte Schaltkreise

—O03a
-3
E 3
Q _
800 —ob E 2% b
E2 - c
- 2 800%
d IE 1% d

B611 D B 621D, B625D
B615D B761D, B765 D
B631 D B861D, B865 D
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HuTerpanbHbie CXeMbl
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| |B761D | B621D | System1
| | B765D | B625D | System?2*
|B861ID | |
I |B865D | |
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Integrierte Schaltkreise

Operationsverstdrker
OnepauMoHHbIi ycunurens

HuTerpanbhbie CXEMbI

A109D

B109D kleinen OffsetgroBen, groBem Eingan

Operationsverstérker mit hoher Verstérkung,

gswiderstand

und groBer Ausgangsamplitude fiir universellen

Einsatz

OnepauMoHHbIH ycunuTene ¢ BonblMM KO3 P HLHEH-
TOM YCHNEHUS, ManbiMU BXOAHbIMM TOKAMH, Manbim
Hanps)KEHUEM CMeLLeHUs, BONbILIMM BXOAHBIM CO-
npoTuBneHMem u GOnbLIMM Pa3MaxOM BbIXO[LHOro
HaNpsKeHUs ANS yHUBEPCanbHOro NONb30BaHMe.

Grenzdaten
MpepenkHble 3HaueHUs

Informationsdaten bei
UnpopMmaumoHHbie gaHHbie npu

Pq =25°C, Usy = —Us- =15V, Rs = 100 Q

Usy = +18V A109: U0 < 7,5 mV

Us— =—18V B 109: U|o <5 mV

Pco: = 300 mW‘) A109: ||0 < 0,5 ,uA

U = —10...4+ 10V B109: o <0,2 HA

U|D =— 5...4+ 5V A109:|| <1,5 ,uA

A109: ¥4 = 0...+70°C B109:, <05 uA
B109: ¢, = —25...4+85°C A109:R. > 50 kQ
tk =5s B109:R. > 150 kQ
A109: Py <200 mW
B109: Py <165 mW

A109:
B 109:

SVR < 200 uV/V
SVR <150 uV/V
Uo >210V bei RL
Uo >%12V npu R,
CMR > 65 dB
CMR >70dB
V.o >15000
Vo > 25000
LLJ|CM = —8‘1\/—
Uio “
Ao B

A109:
B 109:
A109:
B 109:

L =

o

{ R
1 !
8V

49 = 'ﬁumux—'ﬁ'amin

B 109:

N bei/ ¥. = 25°C

Spannungskomparatoren
Komnapartopel HanpshkeHus

A 110D Differential-Spannungskomparator

B110D mit niederohmigem, mit allen Logikformen kompa-
tiblem Ausgang fiir universelle Anwendung

BuicTpoaelicTeylowmii KoMnapaTop HanpPAMeHUs
C HU3KOOMHBIM BbIXOJOM, COBMECTMMBIM ANS BCEX
BMAOB NIOFMKM.

Grenzdaten

Informationsdaten bei

ﬂpep,enbnble 3HaUYeHus

NudpopmaLMoHHble AaHHbIE NpU

79'0 =250C, Us+ =12 V, —Us-=6V, Rs = 1009

Us+ =414V A110: U|o <7.5 mV UOH > 2,5 \ bei U[D =10 mV, IOH =—5mA
Us—=— 7V B110:U|0 <5 mV 'A110:U0L <0 \ : npu U|D =10 mV. lo|_=1,6 mA
Pioe = 300 mW A110: 0 < 154 A B110: Uor <0 V Up =10mV, loo =2 mA
Up =—5...+5V A110:1, <100 uA A110:V, > 750 AUo = 2V
lo =10 mA B110:1, < 25uA B110:V, > 1000 AUo = 2V
A110: 9, = 0...+ 70°C Ro =150 torw =38 ns § AUjp =100 mV, {i =5 mV
B110: #, = —25...+85°C Isor <9 mA towe =50 ns \ R, =2 kQ
lso- <7mA AU oy ¥ _
B110. A'ﬁ <20 K \A'Z?-—'Z?amux—'ﬁamln
75%0125
e \“0.,.15"
025°81
AOOA1A3

ol
of)

W pf
-
N0



Integrierte Schaltkreise ‘ . HUurerpanbhbie cxembl

Mischschaltung
Cmecurens
B222D Integrierter Doppelgegentakimischer fiir industrielle BanaHcHbI cMecuTenb 0BLLENPOMBILLNEHHOrO Has-
Anwendungen HayeHus. :
Grenzdaten ) Informationsdaten bei . 9qa =25°C, Uy = 200 mV, fr = 200 kHz,
MpepensHbie 3HaueHus UrpopmaumonHble parHbie npu U = 20mV, fi = 50 kHz
Us =6...18 V |so <20 mA bei Us= 18 V. Ui =0
Ug, Uiy =5V ar > 10dB Us=15V
U, Ug =8V Vu > 24 dB Us =15V
Ues1a =5V
U9 =5V
Pgo: = 360 mW‘)
a = —25...4+ 65°C
) 9. =25°C
1 A Die Werte fiir die Glieder der Frequenzkompensation des
Usa 12 ?13 ~A109 D, B 109 D richten sich nach der geschlossenen Schleifen-
Rs T A4 verstdrkung
U&% 3HaueHnsi KOMNOHEHTOB 4YacTOTHOM KomneHcauun MC A 109 D,
17 B 109 D 3aBMCAT OT BENMUMHBI 3aMKHYTOrO YCUMNEHUS NETNu.
.[l]m Rzﬂ [Ens Pin9
1 ) | [Vig | Cki1 Ry Cka
T5 Dt Ck2 . dB -pF kQ pF
T1 T2 le{T4 T6 D2 . A r——> Pin10
: ’ - > 60 10 0 3
D3 Pin3 =50 27 15 3-
rs(] []re D4 Ry 40 100 1,5 3
D5y 30 270 15 10
6 Cut 20 470 1.5 20
P 11 10 2700 1,5 100
214 B, L———»Pamz 0 4700 15 200
o- . R11
T10, T . Pin £ BuiBOg '
?FWRB R9 .| |R10 R12
-1
M- b7 - - 9 &5 B22A136
E1 E1M

B 222D Innenschaltung
MpuHumnuansHas cxema UC B 222 D

BO9A1A3
¢ »—o 11
ﬁnm Us+
J14
R15
15 H—1++—010
. A
©°9
E4o—i| 113 FK
£50—T1 J12
R13 Us-
+ —0 6
A109 Innenschaltung A 110D Innenschaltung
B 109 Cxema BHYTPEHHUX COeAMHEHHM B110D CxeMma BHyTpeHHMX coefMHEHMH
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Optoelektronik o OnTo3nexkTpoHNKA

Schnelle implantierte Si-Fotodioden
ManuoHepLUMOHHbIE KpeMHMeBble (HOTOAUOALI

Typ Grenzdaten bei #, = 25°C Informationsdaten bei #, = 25°C
Tun MpepenbHbie 3HaYEHUS NPH MNHdopMaLMOHHBIE 3HAYEHUSA NPH
Peoe Ur Ir Oa Ir") 1r?) Ceot bei/npu  Spu?) ljei/npu Asmax t.3)
Ur
mW \ mA °C nA uA pF \Y uA/ uW nm nm ns
SP 101 10 25 1 —40...70 < 500 > 15 <40 20 > 0,30 500 820 2,6
. . : > 0,60 820
> 0,45 900
SP 102 30 25 0,1 —40...70 < 20 >125 <10 20 > 0,30 500 820 2,4
> 0,60 820
’ > 0,45 900
SP103 10 25 3 —40...70 <1000 > 50 < 100 20 > 0,30 500 820 3
> 0,60 820
> 0,45 900
) bei Ee =0, Ugp =20V Y npuE. =0, Ug =20V
2) bei E, = 1000Ix und einer Farbtemperatur der Strahlungs- 2) npu E, = 100 niokc u LBETOBON TeMnepaType MCTOYHMKA
quelle von 2856 K, Ug =20V : usyndenus B 2856 K, Up =20V
3) typ. Wert 3) cTaHpapTHOe 3HaueHue
Typ Kenndaten bei/ ¢ _ ococ+ (typ. Werte)
Tun MapameTtpst npu Ja=25°CL 1k (ctaHpapTHbIE 3HAUYEHMS)
bei/npu bei/npu bei/npu
'K Ev RL UO RL RO UR ZSmc\x
HA Ix Q mV MQ GQ mV nm
SP 105 3 1000 <10 380 =10 7 10 555

aHoAn aron Forbkennzeichngng/ LiBeTHas mapkupoBka
Anode
. Anode Typ 1. Farbring 2. Farbring
v Tun 1. uBeTHO€ KonbLO 2. uBeTHOE KonbLo
S A ik
® ! 4 SP 101 . rot / kpacHbi# —
- SP101 A rot / KpacHbI# griin / 3enewblii
57 SP101B rot / KpacHbIi schwarz / yepHbi¥
-’—] 7 SP101C ‘rot / kpacHbtif rot / kpacHbi#
£ SP 101D rot / KpacHbIM gelb / wenTeiit
M‘l vQ 110 schwarz / yepHbti —
VQ110B ! schwarz / yepHbiit schwarz / yepHsIii
3 vQ110C | schwarz / uepHbiii rot / kpacHbii
3
Q 7 v
. 005
Ul | Aeres

Katode am  KQTOA, Katode am K@ TOL,
Gehduse y kOPAYCA  Gupiuse y ropnyca
SP 101, SP 103 SP 102
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Optoelektronik OnTo3nexTpoHnKa
Si-Fototransistoren
KpemHueBbie poToTpaHsncTopsl
Typ Kenndaten bei J, = 25°C
Tun MapameTpsr npu
Pwoe Uce lc bei/npu le bei Asmax t bei/npm
Uce E. Uce E I U R
mW V nA \ Ix mA \ Ix nm  us  us mA \Y k2
Sp 201 > 0,25
SP201 A 1,2...3,3
SP201 B 50 32 15 0 2,7...57 5 1000 780 5 5 0,25 15 1
SP201C 4,7..8,4
SP201 D >7
SP 211 > 0,25
SP211 A 0,4 ...08 5 1000 850 <10 <10 0,8 35 1
SP211B 50 50 25 0 0,63...1,25
SP211 C 1,0 ...20
SP211D 1,6 ...3,2
Infrarot-Emitterdioden
UHbpakpacHO-3MUTTEPHEIE AMOABI
Typ Grenzdaten bei ¢, = 25 °C Informationsdaten bei #, = 25°C
Tun MpepensHble 3HaueHMs npu UupopmaumoHHbie 3HaueHus npu
Peot Ur I - lerm Ue bei }.p AL le bei t. tr bei
npu npu npu
Ie I¢ lrrM
mW \ mA mA \ mA nm nm uW/sr  mA ns ns mA
VQ110A > 200 50
VQ110B 75. 2 50 400 <15 50° 940 75 >800 50 <1000 <1000 100
vQi1ioC > 1800 50
Pe
uW
VQ120 A . > 400 50
VQ 120 B 150 2 100 <15 50 940 60 > 700 50 <2000 <2000 100
vQ120C ' > 1000 50 -
44 g4 94 84 . 28X .
Ly % '
‘ X

Farbringe
colour rings

Emitter ;

Kollektor,

245
341

1.6

SP211

Farbringe
colour rings

vQ 110

16min
215-01

Andin |

VQ 120
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Optoelektronik

CCD-Zeile
M3C-crpoka

OnToanexkTponuka

L110C Monolithischer selbstabtastender Lichtempfénger mit
256 Elementen sowie zwei 2-Phasen-Analogschiebe-
registern, einem Ausgangsladungsdedektor mit
Vorverstdrker und einem Kompensationsausgangs-
verstérker flir hochempfindliche und sehr schnelle

Bilderkennung.

TeepAoTenbHbIM CaMOPAa3BEPTLIBAIOWMIA NPMEMHHK
cBeTa, cocTosALMiA U3 256 3nEMEHTOB U ABYX ABY-
a3HbIX aHa/lIOroBbIX CABWUIOBbIX PEFMCTPOB C Npeay-
CUNUTENEM M OAHbIM KOMMEHCALMOHHBIM YCUIUTENEM
ANS BbICOKOUYYBCTBUTENLHOIO M BbICTPOro No3HoBaHMs
n3obpareHnM,

Grenzdaten
MpepenbHbie 3HaueHus

Betriebsbedingungen
Ycnosus akcnnyataumum

KenngréBen und Informationsdaten?)
MapameTpbl U MHOPMALMOHHbIE faHHbie?)
bei/ $q = 25°C, tine = 1,94 ms

npu teransi = 1,73 ms

U, =U3=U;=Us=Ug=—0,3...12V
U; =Ujo=Uj2 =Us3 =—03...12V

Ui = Ujys = —0,3...12V
1
Uig
s = —25..55°C
Dsrg = —25...100 °C

(It

Ua = U11 = —0,3...18\/
U7 = Uqg = —0,3...18V

Uis = 14,5...15,5V
U; =145...155V
Us =4.8V

Ujo =5...12V

U = U12 =0

7
Us = U4y = 14,5...15,5V
Ucp <08V
Ucpn = 610\/1)

UOsat =02V
ADS = 0,1 0/0 UOsat
PRNU = —4...4 0/0 Uo;a(:")

DR = 300 bei/npu tine == 275 us
DSNU << 2,5%, Uosace
S =04V ultem?
Esae  =05ulcm?
Esa: = 55,4 Ix%)
NEE =1n)em™
Nege =0,111x%)

n = 0.4 m Vss
As = 0,45...1,05 um
f = 5 MHz%)
f << 10 MHz¢)
Zo =1 kQ

P(og = 100 mW

H Uy =10V
?) typ. Wert

3) Messung bei 50%; Ugsqe. Das letzte und das erste Element
werden nicht beriicksichtigt. ’
%) bei Bestrahlung mit Normallicht A

1Ix-s & 4,75 uJ - cm™

5) Schieberegistertransportfrequenz

6) Riickstelltaktfrequenz

88

N Uy =10V
2) cTaHpapTHOE 3HaueHue

3) Uameperne npu 509 Uosqr. Mocnenruii u nepsbiit anemeHTs!

HE YUYUTbIBAOTHLCS.

%) Obnyuenune co CTaHAAPTHLIM CBETOM «A»
11x-s 24,75 u) -em™?

5) MepepatouHas yacToTa CABUroBOro perucrpa

6) YactoTa TaKTa BOCCTAHOBNEHMUS.
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'Optoelektronik

Lichtemitterdioden
MOoTosmMuTTEPHBIE AMOABI

OnToanexkTpoHunKa

Typ Grenzdaten . — sroO
Tun MNpeneneHble 3HaueHMs bei/npu $a = 25 °C
Us e Ur bei I¢ Amax lvmin bei I © Technologie Farbe Lser Gehduse Kopnyc
V. mAV npu mA nm mecd npu mA Grad TexHonorus
5 mm Durchmesser [ Onametp
VQA 10 635 04..3 10 60 TSN rot KpPacHbIi rot diffus pasmbIThii,
KPacHbIN
VQA 13 5 50 <18 20 660 04...25 20 60 GoAsP rot KpacHbIM weiB diffus gaamurw‘i,
enblif
VQA13-1 5 50 <1.8 20 660 0,4... 4 20 60 GaAsP rot KPacHbIi rot diffus pPa3MbiThIi,
KPacHbIH
VQA 23 5 50 <3 20 565 04...4 10 60 GaP grin _3eneHblit grin diffus PasMBbITBIN,
) 3eneHbii
VQA 33 5 50 <25 20 587’ 0,4... 4 20 60 GaAsP gelb WenTbik gelb diffus pa3MmbIThbIi,
WenTbii
VQA 16 635 2 .10 20 25 TSN rot KpacHbli rot klar uMCThIM,
KPacHbI
VQA 26 565 2 ...10 20 25 GaP griin 3enexbiii griin klar umcTbIl,
3eneHbI
VQA36 390 2 ...10 20 25 TSN gelb WenThbii .gelb klar unCThIN,
| KEnThik
VQA 46 610 2 ..10 20 25 TSN orange opawesbiii orange klar UMCTBIMH,
OpaHeBblid
3 mm Durchmesser | Ouametp
VQA 17 ’ 635 04..2 20 60 TSN rot KpacHbIMA rot diffus Pa3MBbIThIH,
KpacHbIH
VQA 27 565 04...2 20 60 GaP griin 3eneHbIi griin diffus pPasMbITbIN,
' 3eneHbi
VQA 37 590 04...2 20 60 TSN gelb XenTbiMA gelb diffus Pa3mbiThli,
WenThli
VQA 47 610 0,4...2 20 60 TSN orange opaHxkesbiti orange diffus Pa3MbITbIN,
opaHeBbIi
Sonderbauformen
VQA 14 635 0,4... 2 20 100 TSN rot KpacHbIH rot diffus Pa3MbIThIH,
. KpacHbIH
VQA 24 565 04...2 20 100 GaP grin 3eneHbit grun diffus PasMmbIThIi,
3eneHbii
VQA 34 . 590 04...2 20 100 TSN gelb WEnTbliA gelb diffus PasMbITbI,
. WenTbIM
VQA 15 5 40 <1,8 20 660 04...09 20 100 GaAsP rot KPacHbIHA weiB klar UMCTBIN,
6enbiii
VQA25 5 30 <3 20 55 04..3 10 100 GaP griin 3enexbli griin klar umcThId,
. 3eneHbii
VQA 35 5 30 <25 20 587 04...3 20 100 TSN gelb HenThbii gelb klar UKCTBIN,
WEnTbin
VQA 18 635 0,4...2 20 100 TSN rot KpacHbIi rot diffus Pa3mbITbli,
. KPacHbii
VQA 28 565 04...2 20 100 GaP griin 3eneHbii griin diffus pasmeiteiig,
) 3eneHbli
VQA 38 590 04..2 20 100 TSN gelb WenTbiii gelb diffus Pa3MbITbIN,
. WenTbid

Die Lieferung aller LED erfolgt nach Lichtstérkegruppen sortiert.
In einer Verpackungseinheit streut die Lichtstérke der einzelnen
Dioden max. um den Faktor 2. Die Kennzeichnung erfolgt nur
auf der Verpackung.

Gruppe/lpynna A B C D E F G

lymin 04 06 09 135 20 30 40 mcd
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CBeToAMObI MOCTABAAIOTCS COPTUPOBaHLI NO CHNE U3NYYaEMOro
cBeta. B oHOI ynakoBOYHOM egMHMLE CUMBI U3NTYYAEMOrO CBETa
OATENbHBIX AMOLOB OTNMUatoTcs He Gonblie uem Ha ¢akTop 2.
MapkHpoBKa AenaeTcsi TONbKO Ha YNaKoBKe.
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___\_ 195
Anode

VQA 10, VQA 13, VQA 13,1, VQA 23, VQA 33

.

1.5
195

VQA 14, VQA 24, VQA 34

0,45

Bl

24

24’

||
|
!
VQA 17, VOA 27, VQA 37, VQA 47

=
o

OnroanexTpoHuka

25 865

]
H N\
>

Katode

15 /
19,5
\Anode

VQA 16, VQA 26, VQA 36, VQA 46

4]
21245
|

11max
9.65

17,5
18,5

VQA 18, VQA 28, VQA 38
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Optoelektronik OnTo3nexTponnka

Lichtemitteranzeigen
M oTOIMUTTEPHBIE MHANKATOPbI

Typ Grenzdaten bei ¥, = 25°C Kenndaten bei/npu 9. = 25°C
Tun MNpepenbhble 3HaueHMs Npu
UrD? 16D lerm® U3 bei legrw* V) bei Igrv*  h ) Anzeigeart gemeinsame Farbe Liser
npu |g npu l¢ Bug Elektrode
MHAMKALMK o6mit
\' mA  mA \Y mA peed mA mm Tun SNEeKTPOA,
VQB37 3 5 50% 1,77)- 7*9) 25 7*5) 3 1 Digit, Katode rot  KpacHsli
7-Segment Katopn,
VQB71 4 15 100 3,44%) 10 150 10 7 1 umdppa, Katode rot KpacHbIN
7 cermeHTOB kaTtopg .
VQB73 4 15 100 3,44 10 150 10 7 1 Digit, Katode rot  KpacHbIi
4-Segment kaTton
1 umudpa,
4 cermeHTa
VQE 21 20 1506)  24) 10 300 10 12,7 Katode griin  3eneHblit
KaTon
VQE 22 20 1506) 2% 10 300 10 12,7 Anode griin  3eneHbiM
aHon
VQE 23 20 1506)  24) 10 300 10 12,7 Katode griin  3eneHbIi
Katog
VQE 24 20 1506)  2%) 10 300 10 12,7 Anode griin  3eneHbii
aHopn
) je Segment und je Dezimalpunkt ") Ha KaXpablM CErMEHT M AeCATUUHAA TOUKA
?2) bei ¥ = —25...70°C 2) npu ¥, = —25...70 °C
3) typ. Wert 3) ctranpapTHOe 3HaueHue
4) je Segment 4) Ha KaabI CermeHT
5) t, = 50 us, vy = 0,07 5) t, = 50 us, vy = 0,07
6 tp, = 1ms, vy = 0,1 6) t, = 1ms, vy = 0,1
VQC 10 4-stellige rotleuchtende alphanumerische Anzeige aus Uetblpex 3HauHbIM, KpacHocBeTsIWMIA andasuTHOLMD-
4 5X7 LED-Matrizen mit integriertem Spaltentreiber- POBOM MHAMKATOP, COCTOSILMIA U3 yeTbipex 5X7
Schaltkreis und einer Zeichenhéhe von 7,5 mm. AMOAHBIX MATpuL, co cTonbueBbiM ApadBepom
U BbLICOTOM 3HaKa 7,5 MMm.
Grenzwerte Betriebsbedingungen Informationsdaten . 5RO
MpepenbHble 3HaueHus Yenosus sakcnnyartaumm NHdopmaumoHHble faHHble bei/npu ¥a = 25°C
Us =0...7V tpr  =>400nsT) ly = 25 pedd) bei/npu Uiz =5V
U =-—08..55V tser up = 300 nsd) I < 80 A Uny =24V, Us =525V
Uiz =0..5V thota => 300 ns3) —he <2 mA3) Us =475V, Uy =04V
Pw‘ = 1,65 W1) 2) U]H 2 2V —|||_ gO,B mA“) Us = 4,75 V, Uu_ = 0.4\/
UL <08V —Uic<<1,5V Us =475V, lic = 12mA
. IIZ < 500 mA U|z =5V
Is <68 mA Us =525V
f <1MHz Us =525V
) da =25°C ) da =25°C
?) Us = 5,5V, Uiz =5V, 20 Bildpunkte je Stelle eingeschaltet %) Us =55V, Uz =5V, 20 arnonoe Ha Kawablii 3HAK BKIIOUYEHO
3) fur Daten 3) ans paHHbIX
4y fir Takt 4) ans TakTa
%) t, = 50 us, vy = 0,1 . 5) t, =50 us, v = 0,1
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Optoelektronik OnToanexkTpoHuKa

175
22,5
#) Durch Linsen-
wir{rémﬁ ver-
K1 groBert sichtbar
Kt
YBEAHYCHHE
G | a 3Q cyer
H ﬂ H l‘l PoPHE AbHIN
F B D A .
[1 [l 0
A
. A
FI G IB . I b
D B 3
EI Ic Ic E
P S -
o]
1
U U U
DP C B
D|C ]
K2 K2
VQB 71 VQB 73
248 248
375, 93 - 68 110°
THEENE - BPEAEGY Yo
+ H+ P+ +HF + I+ +/+ + HF+
y ' L)
7 ] -
+ -5 5 .8 + -y
o o Ko
++ +H t+ ¥ ++ +++ F ++ F ++
T n
T2 384 0678290 1234567189
Ct Ev 31 2'“ ‘”21;;2 C2 pP2 dp! B1 A(:“ :ﬁzl?: E2 G2; dp2
Ziffort ZifforZ A Ziffert Ziffer2 A
‘ ‘,’5‘ A B Fi B
“F ‘ :
B § c E c
goeogoey” =05 lode : IRRRRREE L,
0045 ) dp 2045 : ) P
.- 82254 20.32 8x254-2032
VQE 23, VQE 24 . VQE 21, VQE 22
—0§—§ |- -
| © \ -
" ; gi
. . el S . 10 .0 000-l-0-i0!0
1 : b I no | 19
1N B Ef e i e B A el B ! |
Ba | i 2 2,
gl @y BT A N N S - @ !
~ ‘ . .
i 0| ' 10 1
[ 9'5 ) -e-0b b0 i i eeeeel
oL leson o T s
Lo 3x0:80_ T a5 e o — N
L a0 max. . / R . 14x2.5=35
" lotbarverzinnt
solderable tinned
vQc 10
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Optoelektronik OnToanexTponuka
Optoelektronische Koppler -
OnToaneKTpoHHble anemeHTbl cBs3u (ONTpoHbI)

Typ Grenzdaten bei 94 = 25°C

Tun MpeaenbHble 3HaueHus nNpu

Sender-LED Empfénger
Uanyuatenb-ceetopnos  [MpuemHuk
U e Uce Ur Us Uon Peor  tite") bei e u Re Uo TF
\' mA SV \' Vv Vv mW  us npu mA \Y Q kv %
MB 101 2 50  Fototransistor 15 50 50 0,259 15 1000 5 4
(oTOTPaH3UCTOP : '

MB 104 A 6 40 Fototransistor 70 200 2,0 10 5 75 4,3 40

poToTPaH3UCTOP

MB 104 B 6 40 Fototransistor 70 200 2,0 10 5 75 4.3 100

(G oTOTPAH3UCTOP

MB 104 C 6 40 Fototransistor 70 200 2,0 10 5 75 4,3 160

¢poToTpaH3ncTop

MB 110 3 100 Fotodiode 50 50 0,5 50 20 51 2 0,2

- ¢oToamon

MB 111 3 30 Fotodiode 3 4,5...55 15 100 0,1 5 400 2,8

¢poTopgmop,

MB 123 2 50 Fototransistor 15 100 5,0

doToTpaHaucTop
) typ. Wert / craHgapTtHoe 3HaueHue 2) e
aHOoA yserosas
Anode jFarbpunkt rowyxa KOAAEKTOP
/ Kollektor
. I — — \
7
33
MB 101
- ..9802 1. 6,202
ot o] 70 t
*.}- Fad ’
v U U s Y/ X S
N 2y i % ~
L+i&|25niig‘§'ﬂ'u—5’m‘— | | ,.'",'I_ti ¥ u < b\
o 25 | o /'I . S ZL \\
2 . . I s . _ o83 A%
225:5 | bar Ou\,s}':/ T [Floas @ - \&025‘0.05
Markierung fur Anschiuf | R?ﬁ?%‘nm K namke o
Mapwaoaxa uenﬁ B;lsoni\ Netq
mm
. . l6t¥ahig verzinnt
. T 8 7. 6 & NPMroaHbLIA ANS NarkKK
it g call
ERpgiy SRS
2 3 X
MB 104, MB 110 - WA R
O
/ ) ' g
1 6 58 ! 4 Markierung fir Anschluf} 1 :" _'Aw%s__-i
. | ~ A

- ——~1:;;T—,| :—-———- -9 MapKHpOBoKa ANns | -~ [__:__05

Py Y =Yy BoiBoAa N2 1 |

(S N [ I ' Lo M1

1 : MB 111 l
2 4 2 5 2 6
MB 104 MB 110 MB 111
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Transistoren o Tpausucropsi

Transistorarray
TpaH3ucTopHas rpynna

B 340D Integriertes Transistorarray aus 4 Einzeltransistoren UnTerpanbHasi TpaH3MCTOPHAas rpynna, coctoslas M3

B 341D fir industrielle Anwendungen. 4-x oTAeNbHLIX TPAH3UCTOPOB M PACCUMTaHHbIN Ha
fIPMMEHEHHUE B MPOMBILLIIEHHOCTH.

Grenzdaten Informationsdaten bei

F p— o —_— ‘
MNpepenbHbie 3Hauexns NHdbopmaLHOHHbIe faHHbIe NPK Je =25°C, Uce =5V

Ucgo =20V ha1e (T1) = 56 5602) bei le= 1TmA

Uceo =15V ha1e >3 R le = 10 uA

UEBO = 5V ZJUBEx.Y < 5 mV |c = 100 MA

Uco =30V ha1e x _ 3 _

le = 10 mA- _——hun =0,8...1,253%) lc= 1mA

Piot = 400 mW1) le= 1mA

a = —25...4+85°C fr = 210 MHz Ilc= 1mA, f=100MHz

o, = +125 OC3) F <6dB% lc =200 A, f =1 kHz, Rg =2 k2
Ucgo =10V

N 9. =25°C

2) selektiert nach ha1e Gruppen
3) fiir/ans B340D, B341D
5) fir/ans B341D

?) ebibupaetcs no rpynnam hase

14 9 8

12 1(; 10 7540125
- - Y
- | 2 N LQM
| E T s,
| e I
T2 | A00AIA3
} | 1 B40A138 o
é | 5 gy S gy o g e gy S gy e gy
2 -3 45 6 7 1234367
B 340 D, B 341 D Innenschaltung B340D
MpuHyunuanbHas cxema B341D

. 4*02 - 45max. -
59 |"0%l g 50 rLA_']
. 4 e
i) | —-’—j
" ! ’ E
=] } o I /‘ o
§3l- \_\3/ I 2 // S kennucdm |\\
& N 8 g\
[ I -'// &
{05204 " J92150 024005
18 5
\ I6tbarverzinnt
-] solderable tinned
\J Anode
//I - \I \ [ Filter
~ . . - ] ::J
g T3 T o S
S 1ot Y==K |
~ —h/ l-:m Ll 11
MaBbild und Innenaufbau MB 123 MB 123 MB 123

BHewHul BuA y BHyTpeHHoe cTpoeHue onTpoHa MB 123
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Transistoren Tpansncropsl

Si-npn-NF-Transistoren
HuzkouacToTHblE KpeMHHEBLIE TPAH3UCTOPBI € N-P-N CTPYKTYPOH

. ¥q = 45°C*

Typ Grenzdaten bei e — 25 0C elektr. Kenndaten bei $, = 25 °C
y =
Tun MpepenbHble 3HaueHUs npwm dneKTp. napameTpsl npu
Pu,; cho Uceo Uggo |c huez) bei |c f'rs) F bei Ic f R' |cao bei
npu npm npu
Uce Uce . Ucs
mwW V Vv v mA ‘ \" mA MHz dB Vv mA kHz kQ  uA Vv
SC236 200 30 20 5 100 56... 560 6 2 170" <01 30
SC237 200 50 45 6 100 56... 560 6 2 170y <8 6 0,2 1 2 <01 50
SC238 200 30 20 5 100 56...1120 6 2 170 <8 6 0,2 1 2 <01 30
SC239 200 30 20 5 100 112..1120 6 2 170 <4 6 0,2 0,03...15 2 <01 30
SC239S 200 30 20 5 100 112...1120 6 2 170 <44 6 0,2 0,03...15 2 <01 30
SGE 237* 150 50 45 5 100 112... 560 6 2 >50 <10 6 0,2 1 2 <03 50
SCE238* 150 30 20 5 100 112...1120 6 2 >50 <10 6 0,2 1 2 <01 " 30
SCE239* 150 30 20 5 100 112...1120 6 2 >50 <4 6 0,2 0,03...15 2 <01 30
Si-pnp-Transistoren
Hu3KouacToTHbIE KpeMHHEBble TPaH3WUCTOPbI € N-P-N CTPYKTYpOH
Typ Grenzdaten bei 9, = 25°C elektr. Kenndaten bei #, = 25°C
Tun MpepenbHble 3HaYEHMS NPy DneKTp. napameTpbl npu
Pioe —Ucso —Uceo —Ues6 —lc  —lc  hase bei —lc fr F bei —lc f R, —lcsobei
npu npu npu
’ . —Uce —Uce ‘ - —Ucs
mwW V Vv v mA  mA \' mA MHz dB V mA  kHz kQ uwA "V
SC307 250 50 45 6 100 200 56... 560 6 2 3008 <8 6 02 1 2 01 45
SC308 250 30 25 5 100 200 56...1120 6 2 3008 <8 6 0,2 1 -2 0,1 30
SC309 250 30 25 5 100 200 112...1120 6 2 3008 <4 6 02. 003.15 2 0,1 30
) Ree = 1kQ ) ") Ree = 1k
2 f=1kHz %) f=1kHz
selektiert nach Stromverstérkungsgruppen BbIBpaHo MO rpPynnam yCuneHus TOKE
3) typ. Wert 3) cranpapTHOE 3HaueHue
4) Zusdatzliche Garantie eines Rauschfaktors im Frequenzbereich %) [fononHuTenbHO rapaHTMpyeTcs (haKTop LWyMa B Auanas’oHe
von 15...50 Hz - yacTtot u3 15...50 'y
U, = 0,135 uV (Rauschspannung am Eingdng des Transistors) U, = 0,135 uV (Hanpsi>keHne WMma Ha Bxode TpaH3ycTopa)
25 22, .
= ]
5 J . FBC
S B idadia s N[ = Fp o
' AN
42 . 42 £EBC . )
- ] : N Q
o N =1
QS S ) o
N
I H R
04 as, | L
£BC BY C A 045
SC 236...SC 239, SC 307...SC 309 SF 225 SF 136, SF 137 SF 126...SF 129
SF 235 SF 240, SF 245 SS 106...SS 109 SF 016, SF018
: S5 216...58S 219 SF 116...SF 119

(Siehe Seite 98)
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Transistoren

Si-npn-HF-Transistoren
BLICOKOUACTOTHbIE KPEeMHMEBbIE TPAH3MCTOPLI € N-P-N CTPYKTYPO

Tpan3zucropsi

Bo3momHo nocraeka m ApPYyrux MCMONHEHM! BbIBOAOB MO 3aKa3zy

. . U = 45 °C** . RO
Typ Grenzdaten bei 9 — 250C elektr. Kenndaten bei ¢, = 25 °C
Tun MpepenkbHbie 3HaYeHUs NpwU SnekTp. NapameTpsl Npu
Pt  Ucso Uceo Ueso Ic h21ef) bei fr Ucksat bei F bei ~ leso  bei
npu npu npu npm
Ucer* Uee Ic . Ic Ig lc f Ucs
kHz
mwW V \" \" mA \' mA  MH:z Vv mA mA dB mA MHz* pA Vv
SF 126 600 33 20 7 500 28...560 2 50 > 60%) <0,5 150 15 4,5 0,2 1 <0,1 33
SF 127 600 66 30 7 500 28...560 2 50 > 60%) <0,5 150 15 4,5 0,2 1 <01 66
SF 128 600 100 60 7 500 28...560 2 50 > 60%) <05 150 15 4,5 0,2 1 <01 100
- SF129 600 120 80 7 500 28...280 2 50 > 60° <05 150 15 <0,06 100
SF 136 300 20 12 5 200 28...560 1 10 >300%) <0,3 10 1 4,8 5 36* <01 20
SF 137 300 40 20 5 200 28...560 1 10 >3004) <0,3 10 1 4,8 5 36* <01 40
SF 225 200 40 25 4 25 >40 10 1 5007) <5 1 200 <0,5 40
SF 235 200 40 25 4 25 >28 10 1 400" <4 1 100* <0,5 40
SF 240 160 40 30 4 25 30...150 10 4 430?) 3 4 36* <0,5 40
SF 245 200 40 25 4 25 >38 10 7 7803%) 3 2 200 <05 40
" SFE 235" 150 40 25 4 25 >28 10 1 <4 1 100 <05 40
SFE 245** 150 40 25 4 ©25 >38 10 7 3 2 200 <0,5 40
Si-pnp-HF-Transistoren
BbicokouacToTHbie KpeMHueBble TPaH3UCTOPbI C P-N-p CprKTYpOﬁ
g
Typ Grenzdaten bei #, = 25 °C elektr. Kenndaten bei 9, = 25°C
Tun MpepensHbie 3HadeHns nNpu DneKTp. napameTpsl Npu
Piee  —Ucso —Uceo —Ueso —lc  hate bei fr —Ucesar bei —lceo  bei
npu -’ npu npu
- —Uce —lc —lc —ls —Uceo
mwW Vv \" \ mA \' mA  MHz Vv mA  mA pA
SF 016 700 75 45 5 600 28... M 10 10 . =507) <05 150 15 <01 60
SF018 700 75 45 5 600 112...140 10 10 = 607) <05 150 15 <01 60
SF116 - 600 33 20 5 500 28...5606) 2 50 608) <05 150 15 <01 © 33
SF 117 600 66 30 5 500 28...5606) 2 50 608) <05 150 15 <01 66
SF 118 600 100 60 5 500 28...5609) 2 50 608) <05 150 15 <01 100
SF 119 600 120 80 5 500 28...5609) 2 50 608) <05 150 15 < 0,1 100
N Uce =10V, Ic = 1mA, f=100MHz 6) selektiert nach Stromverstérkungsgruppen
) Uceg =10V, Ic = 4mA, f=100MHz h21e bei/npu f = 1 kHz
3 Uce =10V, Ic = 7mA, f=100MHz BbIBUpaloTCA MO pa3paaaM YCUneHus ToKa
4) Uce = 10V, lc = 10 mA, f =100 MHz 7) —Ucg =10V, —Ilc =50mA, f =15MHz
%) Uce =10V, lc =10mA, f = 15MHz 8) —Uce =10V, —lc = 10mA, f = 15MHz
19
VAL 095
E B
i | A
] “ 2 ]
Weitere Varianten der AnschluBfahnengestaltung auf Anfrage .
beim Hersteller méglich R

'a9 ul . ¢ 04

13| 30

SCE 237...SCE 239
SFE 235/245
SSE 216/219 (Siehe Seite 98)
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Transistoren Tpansucropsl

-Si-npn-Schalttransistoren

KpemHueBble nepekniouatenbHbie TPaH3UCTOPbI C N-P-N CTPYKTYPOM

Pq = 45°C*

Typ Grenzdaten bei 9 = 250C elektr. Kenndaten bei 3, = 25°C
Tun Mpepensubie 3HaueHUs Npu dneKTp. NnapameTpsl npu
Piwo: Ucso Uceo Ueso lc ha1e") bei Ucesae  bei ton tor bei leso bei
npu npu npu npu
Uce Ic lc ls Ic Ucs
mW V \ \" mA \" mA V mA  mA ns ns mA HA v .
SS 106 300 25 15 5 200 28...560 1 10 <0,5 10 1 <40 <75 10 <0,05 15
SS 108 300 40 75 5 200 28...560 1 10 <0,5 10 1 <40 <75 10 <0,05 20
SS 109 300 20 15 5 200 28...280 0,7 100 <0,5 100 10 <40 <75 10 <_0,05 15
S5 125 600 30 25 5 500 28...140 1 400 <1 400 40 <0,025 20
SS 126 600 60 50 5 500 28...140 1 400 <1 400 40 <0,025 40
SS 216 200 20 15 5 100 18...280 0,5 30 <0,45 30 3 22 280 10 <0,1 20
SS218 200 20 15 5 100 18...280 0,5 30 <0,45 30 3 <35 < 60 10 <0,1 20
SS 219 200 20 15 5 100 18...280 0,5 30 <0,45 30 3 <35 < 30 10 <0,1 20
SSE 216* 150 20 15 5 100 56...280 0,5 30 0,45 30 3 280 22 10 <0,1 20
SSE219* 150 20 15 5 100  56...280 0,5 30 0,45 30 3 <30 <35 10 <0,1 20
SSY20 700 60 40 5 600 18... 71 1,3 500 <1 500 50 <50 <100 500 <0,2 50 .
) Selektiert nach Stromverstérkungsgruppen ) BubpaHo no rpynnam ycuneHus no ToKy

Si-npn-Spezialtransistoren zur Ansteuerung von /Ziﬁernanzeigeriihren

KpemHueBbie crielmanbHbie TPaH3UCTOPbI € n-p-mcvpyurypou ANst ynpasneHus namnamm
LUMPPOBOIA MHAMKALMU .

.

Typ Grenzdaten bei #, = 25 °C elektr. Kenndaten bei #, = 25 °C
Tun MpepnensHble 3HaueHus npu 3neKkTp. NnapameTpbl Npu
Proc Ucso | Ucev bei Ueso Ic haqe bei Ucesar bei Icev bei
npu npu npu npu
— Use Uce e I ls Ucs
mwW \" v \' v mA \Y mA \Y mA  uA HA
SS 200 150 70 70 1 5 30 >32 3 10 <0,6 1 3 <1 70
SS 201 150 100 100 1 5 30 >32 3 10 <0,6 1 31 <1 100
SS 202 150 120 120 1 5 30 >32 3 10 <0,6 1 31 <1 120
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Transistoren

Si-npn-Leistungsschalttransistoren

Tpan3ucropbl

KpeMHueBble MoLHble NepeknioyaTenbHble TPaH3MCTOPbI € h-p-n CTPYKTYPOH

.

Typ Grenzdaten bei 9 = —10...4+ 115°C elektr. Kenndaten bei #, = 25 °C
Tun MpepenbHbie 3HaueHus npu SnexTp. napameTpsl npu
Peot Ucesm Uceo leav  lem lem hate bei Ucesar  Uggsar  bei ti lces  bei
npu npu npu
. Uce ¢ lc Ig Uces
w v Vv A A A Vv A Vv Vv A A HUs mA V
SU 160 12,0") 15008) 700 50 75 40 >225 5 45 <3 <15 4,5 2 <13 <1 1500
SU 161 102  1500%) 350 25 5 25 >5 5 2 5 1,5 2 1 14) <3 1500
SU 165 10?) 900%) 25 3 25 >2 5 0,5 3 1,5 1 0,2 1% <1 900
SU 167  1008) 800 325 10 15 =15 10 2,5 <33 <272 8 2,5 <1 <17) <1 800
SU169 1008 1000 400 10 15 =15 10 2,5 <33 <22 8 2,5 <1 <17) <1 1000
1) 19(: S 95 OC 5) tos :lc = 1,0 A; IB = 0.2 A; —IB = 0,4 A; Ucc =250V
2) e <90°C 6) Rge << 100 2; t, << 20 us; vr < 0,25
/ 3) lcend = 4,5A; lgenda = 2,0 A: te =10 us 7) lc =80A;lg=—Ilg =25A
4) 'cend = 210 A: IBend = 110 A: t. = 10 Ms 8) 0(; S25 °C
£
s
max 11
281 BuLLL
L A
8 A
- 23
Sl s 4y
2% 144 Fs
g E H
w ™ Si ié’L, 1
) -
E B C FOOA7B9
“Igoss | max23 |
SSY 20, SU 167, SU 169

SS 125, SS 126
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Transistoren Tpausucropsi

Si-hpn-Leistungstransistor
KpeMHH1eBbIi MOLLHBIN TPAH3UCTOP C N-P-n CTPYKTYPO#

Typ Grenzdaten bei J; = —10...+ 120 °C elektr. Kenndaten bei ¥, = 25°C
Tun MpepenbHbie 3HaueHns npu SneKTp. napameTpsl Npu
Poe  Ucesm Uceo lciav) lem lem haie  bei Ucesar  Usesar  bei s lces bei fr Renje
npu npwu npu
ch lc IC UCEO
w \" \ A A A Y \Y A A mA \ MHz K/W
SD168 12,5 300 3 2,5 75 5 0,2 <3 <1,5 1 0,2 <33 300
SD600 10" 120 80 3 1 >15 10 1,0 <1,5 1,5 1,0 0,2 <0,5 120 =2 4,5
SD 601 107 60 50 3 1 >20 6 1,0 <1,0 1,0 1,0 0,1 <0,2 60 =2 4,5
sSDe602 101 120 80 3 1 >20 6 1,0 <1,0 1,0 1,0 0,1 <02 120 =2 4%
SD 802¢) 50%) 100 5 7.5 2,5 >12 10 2 <25 <1,5 1 0,1 >1,5% 2,5
SD8127) 504 500 200 4 6 2,5 <25 <1,2 1 0,2 2,5
1) ﬁCSBOOC 5) UCE =5V, 'c:0,1A
2) 9c < 95°C 6 9, = —25...+ 150 °C
3) ICEO X 7) ‘t(), = —40...+ 150 OC

) de<25°C

Si-npn-NF-Transistoren mittlerer Leistung
'erMHueame TPaH3UCTOPbI CPeAHEN MOLLHOCTH € N-P-N CTPYKTYpPO#M

Typ Grenzdaten bei ¢4 = —55...+ 125 °C Elektrische Kenndaten bei #, = 25°C
Tun MpepenbHblie 3HaueHMs NpU DrneKTp. NapameTpbi NpM

Pw®)  Ucso Uceo Ueso le h21e%) bei/npu 12) Ucesar)  Usesar)  lcso bei/npu

Uce lc Ucs

W \% \% A" A \Y mA MH:z \ \% nA :
SD335 125 45 45 5 1.5 40...250 2 150 130 <0,5 <0,9 <100 30
SD 337 12,5 60 60 .. 5 1,5 40...250 2 150 130 <0,5 <0,9 <100 30.
SD339 125 80 80 5 1,5 40...250 2 150 130 <0,5 <0,9 <100 30

Si-pnp-NF-Transistoren mittlerer Leistung
KpeMHueBble TPaH3UCTOPbI CPeaHEeN MOLLHOCTH C P-N-p CTPYKTYPOM

Typ Grenzdaten bei ¥, =—55...+ 125°C Elektrische Kenndaten bei @, = 25°C

Tun MpepensHbie 3HaueHus npu SneKTp. napameTpsi Npy
Piod) —Ucso —Uceo —Ueso —lc  haed) bei/npn f2) —Ucesar") —Usesar —lcso bei/npmn

—Uce —c —Ucs

w Vv | \% A \Y mA MHz V \ nA

SD336 12,5 45 45 5 1.5 40...250 2 150 190 <0,5 <0,9 <100 30

SD 338 125 60 60 5 1,5 40...250 2 150 190 <0,5 <0,9 <100 30

SD 340 125 80 80 5 1.5 40...250 2 150 190 <0,5 <0,9 <100 30

) |lc|=05A, |lg] =005A ) %) Selektiert nach Stromverstérkungsgruppen /

2) |Uce| =10V, |lc| =50mA, f = 20 MHz Bbi6paHo No rpynnom ycuneHwms no TOKy

%) $c<25°C
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Transistoren

Si-npn-HF-Transistoren fiir Videoendstufen
BblCOKOUACTOTHbIE KPEeMHMEeBblE TPAH3UCTOPbI C N-P-N CTPYKTYpPOW Ans

OCOHEUHbIX KacKaaoB BMAECYyCUNHUTENS

Tpansncropnl

Typ Grenzdaten bei ¥, = 25°C  elektr. Kenndaten bei ¥, = 25°C
Tun MpepensHbie 3HaueHus NPy  JNEKTP. NapameTpbl Npu
Poe Ucso Uceo Ueso lc Renje hz2ie bei e fr Ucesae bei g Caze lcso  bei
: npu . npu npu
Ucer Uce I Ucs
w \ \ \ mA K/w \ mA MHz V mA mA pF nA Vv
SF 357 61 160 160 5 100 10 >25 10 30 >60 <1 30 6 4,5 <50 100
SF 358 6" 250 250 5 100 10 >25 10 30 >60 <1 30 6 4,5 <50 200
SF 359 6% 300 300 5 100 10 >25 10 30 >60 <1 30 6 4,5 <50 250
SF 369 2?2) 250 250 5 .30 <20 >50 10 30 >60 1 30 6 4,5 <50 200
) $¢ =90°C 2) Hc 110°C
75
.._ﬂ'L27_.1 max10
prey 109+0.25 ax|4
' @ . c ——+-—-
Q3 Q‘
Nl ® B\
| E
o N
N 414 o5 .
. = ol % i
3 g g & 5. g
~ R
allc k ‘ 4o FOOATA7
2% . Mmax23
FOOAGE78

SF 357...SF 359, SD 335...SD 340

SF 369

SD 168, SD 600...SD 602

SD 802, SD 812

SU 160...SU 165 (siehe Seite 99)
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Transistoren Tpansucropsl

Si-MOS-Feldeffekttransistoren (n-KunuI-Verarmungstyp)
KpemHuesbie nonesbie TpaHsucTopbli MO (06beaHsIOWMMN TUN € N-KaHaNnoM)

Typ Grenzdaten bei ¥, = 25 °C Informationsdaten bei ¥, = 25°C
Tun MpepensHble 3HaueHus npu UndopmaumoHHbie paHHble Npyu

Pm( Uos bei Uc,s UDG ID ID Yz1 bei —-—U'r bei Re

npu npu npu
—Ugs Ubs Ip

mW \ \ \' mA mA m$S \" \Y LA TQ
SM 103 150 20 12 —15/+5 32 15 3 ...12 >1,3 8 <12 10 >1
SM 104 150 20 10 —15/+ 5 30 15 1,5... 65 >1,0 8 <38 10 >1

Si-MOS-Feldeffekttransistoren (p-Kanal-Anreicherungstyp)
erMHMeBble nonesbie TPAH3UCTOPbI Mon (osoramatomuﬁ ™M C p-KaHa.ﬂOM)

Typ Grenzdaten bei #, = 25°C Informationsdaten bei #, = 25 °C
Tun MpepensHbie sHaueHus npu UHpopmaumoHHbIe fAaHHbIE NPW

Pwoe  Ups Ugs Ubg Usp —Ilp —Ip Y bei —Ur bei  Cges Rops

Ups Ugs lorm* npu npu
—Ups —Io

mW V \" \ \Y mA mA m$ \Y \Y A pF Q
SMY 50 225 —31/+03 —31/+03 =31 —15/+03 25 10 2 10 3...6 10 <12 150
SMY 517) 240 —31/+03 —31/+03 =31 0 20 12 2 10 3...6 10 <12 150
SMY 52 300 —31/+03 —31/+03 31 —15/+03 60 50 12,5 10 3...6 10 <38 35

120*

SMY:603) 240 —25/+03 —25/+03 *25 —15/+03 20 >2,8 10 <10
U 105 D?) 400 '—31/4+03 —31/4+03 =+31 0 25 >3 2 3...6 10 <12 150

) AEeoiiHOM TpaHaucTop
2) WectukpatHblii TpaHaucTop (MHTerpansHas cxema MOIM)
3) DeoitHoi TpaHaucTop 6e3 3alUTHBLIX AUOAOE M OTENbLHBIM

) Doppeltransistor
2) 6-fach-Transistot (MOS-Schaltkreis)
3) Doppeltransistor ohne Gateschutzdioden, getrennter Substrat-

anschluBB BLIBOAOM ANS NOANOMKH.
'__maxZO—_ _max 9.5 "7__4 > maxl4.5__7__>_ . max19,5 _ e ,___E)SZSH
, |
T - T ' o=
I=HEL HHHHEH \
Suiim T LUJ‘ i n )
' . . i 1 .
P o0t U : Sk ' 035 {r ‘
L so ] o S I ek
. i ¥ 015
MU b
6 8 & b, 8% G - 8 05 Op D5 Oy 5 D3 by 0y
[ M a1 M A Mmn 1M 7101
| i e E L
= T
| W= T 1T — —!
_ |8 g 6 I B 0 I N O |
D S G6; O N 6'7 - 0 37 V. S Gg G506, Gy 6'2 G;
SMY 50 SMY 51 SMY 60 U105D
SMY 52
‘ S
& ‘SJ - G
i D
K e
-% SM 103
RS SM 104
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Transistoren Tpanaucropni
Ge-pnp-HF-Transistoren
BbicokouacToTHble repmaHueBbie TPAH3UCTOPBI € P-N-p CTPYKTYPO#H
Typ Grenzdaten bei ¥, = 25°C elektr. Kenndaten bei d, = 25°C
Tun MpepeneHbie 3HaueHUs npu AneKkTp. napameTpbl npu
Pioe —Ucso —Uceo —Ueso lc h2e  bei fr F - Gpp bei —lcpo bei
npu npu npu
—Uce —lc —Uce —lc f —Ucs
mW 'V Vv mA mA MHz dB dB \'% mA  MHz A
GF145 60 20 15 0,3 10 >10 12 1.5 600" <9 > 9 12 1,5 800 <8 20
GF 147 60 20 15 0,3 10 >10 10 2 650?) <6 >11,5 10 2. 800 <8 20
1) —ch =12 V, —Ic = 1,5 mA, f = 100 MHz
2) —Uce =10V, —lc =2 mA, f =100 MHz
~ Ge-pnp-Leistungstransistoren
lFepMmaHHeBbie MOLLHbIE TPAH3UCTOPBI C P-h-pP CTPYKTYPO#H
Typ Grenzdaten bei 94 = 25 °C elektr. Kenndaten bei 9+ = 25°C
Tun MpepenbHbie 3HaueHUs npu dnekTp. napameTpbl npu
Pior —~Ucso —Ucer bei  —Uego —lc  haie bei fr —Ucesacbei ton  tor  —lces Dbei
npu npu npu npu
Rae —Uce —lc —lc —Is —Uce
w v v Q v A kHz v A A us  us  mA v .
GD160 53" 20 18 50 10 3 18... 90 2 1,5 >1802) <06 3 0,5 <15 20
GD170 53" 33 30 50 10 3 18... 90 2 1,5 >180?) <0,6 3 0,5 <1 33
GD 175 5,3') 50 48 50 10 3 18... 90 2 1,5 >180?) <0,6 3 0,5 <1 48
GD 180 53" 66 60 50 10 3 18... 90 2 1,5 >180?) <0,6 3 0,5 <1 60
GD240 10 30 25 50 10 3 18...140 2 2 >250%) <0,6 3 0,5 <25 30
GD 241 107 40 35 50 20 3 18...140 2 2 >250%) <0,6 3 0,5 <30 <16 <2,5 40
GD 242 10%) 50 48 50 20 3 18...140 2 2 >250%) <0,6 3 0,5 <40 <22 <25 50
GD243 10Y) 65 60 50 20 3 18... 90 2 2 >2503) <0,6 3 0,5 <44 <24 <25 65
GD244 10% 75 70 50 20 3 18... 90 2 2 >250%) <0,6 3 0,5 <32 <34 K25 75
) e =25°C
) —Ucg=6V, —Ilc=03A
) —Uce =6V, —lc=01A
76
.—
«
E ¥
. S
© 390 oyt
&
'\‘\‘ lq‘b B
s —F .
= 23 .
- ‘~_ _._——-———-37 —— : !
o~
R e
|
S e e
C > s — T 1
o 1 R !
[ %L =y _| |
T [[sass 41 BRI
GF 145 GD 160...GD 180 GD 240...GD 244
GF 147

103



Dioden Nuonml
Si-Z-Dioden

KpeMHuesble cTtabunutpoHsl

Typ Kenndaten bei 3, = 25 °C
Tun NapameTtpsi npu
Ptot UZ rz TKuz U; bei UR bei
bei/npu npu npu
Iz =5mA : Ie Ir
mW \ Q 9o/K \ mA \ uA
SZX 18/1 0,65... 0,85 < 8 —0,26...—0,23
SZX 18/5,6 50 ... 6,3 < 65 —0,03...+0,05 > 1
SZX 18/6,8 60 ... 75 <10 —0,01...+0,07 > 2
SZX 18/8,2 73 ... 92 < 8 +0,02...40,07 > 35
SZX 18/10 500 . 8,8 ...11,9 <17 +0,05...40,08 <11 50 > 5 1
SZX 18/12 10,7 ...13,4 <30 +0,06...+0,09 > 7
SZX 18/15 13,0 ...16,5 <40 +0,07...+0,09 >10
SZX 18/18 16,0 ...20,0 <55 +0,08...+40,095 >10
SZX 18/22 19,6 ...24,4 < 90 +0,08...+0,1 > 12
SZX 18/27 24,1 ...30,0 < 100 +0,08...+0,1 > 14
SZX 18/33 29,6 ...36,5 <100 +0,08...40,1 >17
SZX 19/5,1 4,8 ... 54 <75 —0,05...4+0,03 > 1
SZX 19/5,6 52 ... 60 < 60 —0,03...+0,05 > 1
SZX 19/6,2 58 ... 6,6 <35 —0,02...+0,06 > 1
SZX 19/6,8 64 ... 172 < 8 —0,01...+0,07 > 2
SZX 19/7,5 70 ... 7,9 < 7 +0,02...+0,07 > 2
SZX 19/8,2 77%... 8,7 <7 +0,03...+0,07 > 35
SZX 19/9.1 85 ... 96 <10 +0,04...+0,08 > 35
SZX 19/10 500 9,4 ...10,6 <15 +0,05...+0,085 <11 50 > 5 1
SZX 19/1 10,4 ...11,6 < 20 +0,05...+0,09 > 5
SZX 19/12 11,4 ...12,8 <20 +0,06...4+0,09 > 7
SZX 19/13 12,5 ...14,0 <25 +0,07...+0,09 > 7
SZX 19/15 ’ 13,8 ...15,5 <30 +0,07... 40,095 > 10
SZX 19/16 15,3 ...17,0 <40 +0,08...4+0,095 - >10
SZX 19/18 16,8 ...19,0 . <50 +0,08... 40,095 >10
SZX 19/20 18,8 ...21,0 <55 +0,08...+0,1" > 10
SZX 19/22 20,8 ...23,0 <55 +0,08...+0,1 > 12
SZX 19/24 22,8 ...25,6 < 80 +0,08...+0,1 > 12
SZX 19/27 251 ...28,9 < 80 +0,08... 40,1 > 14
SZX 19/30 28,0 ...32,0 < 80 +0,08...40,1 >14
SZX 19/33 31,0 ...350 <80 +0,08... 40,1 >17
SZX 21/1 0,73... 0,83 < 8 —0,18...—0,22
SZX 21/5,1 ' 48 ... 54 < 60 —0,05...4+0,03
SZX 21/5,6 52 ... 6,0 < 40 —0,02...+0,05 > 1
SZX 21/6,2 58 ... 6,6 <10 —0,01...+0,06 > 1
SZX 21/6,8 64 ... 72 < 8 —0,00...+0,07 > 2
SZX 21/7,5 70 ... 79 <7 +0,02...+0,07 > 2
SZX 21/8,2 7,7 ... 87 < 7 +0,03...+0,07 > 35
SZX 21/9,1 250 85 ... 9.6 <10 +0,04...+0,08 > 35
SZX 21/10 4007) 9.4 ...10,6 <15 +0,05...+0,08 <10 50 > 5
SZX 21/11 10,4 ...11,6 <20 +0,05...+0,08 > 5
SZX 21/12 11,4 ...12,8 <20 +0,06...+0,09 > 7
SZX21/13 12,6 ...14,0 <25 +0,065...+0,09 > 7
SZX 21/15 13,8 ...15,5 <30 +0,07...4+0,09 >10
SZX%21/16 15,3 ...17,0 <40 +0,07...40,09 > 10
SZX 21/18 16,8 ...19,0 < 55 +0,07...+0,09 >10
SZX 21/20 18,8 ...21,0 <55 +0,07...+0,09 >10
SZX 21/22 20,8 ...23,0 <55 +0,07...4+0,09 > 12
SZX 21/24 22,8 ...25,6 <80 +0,075...4+0,095 >12
) d.=25°C
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Dioden

Si-Leistungs-Z-Dioden
KpemHueBbie MollHble cTaBunUTPOHBI

Tinoanl

Typ - Kenndaten bei #, = 25 °C
Tun MapameTpsbi npu
Peot Iz 122) Ie Uz rzy %)ei/npu TKyz3) Rth]c*
z thja
w mA mA mA \% Q mA 107K K/w
SZ 600/0,757) 1000 3000 0,65... 0,85 1,5 100 —_
SZ 600/5,1 185 1450 48 ... 54 5 100 —1
SZ 600/5,6 165 1330 52 ... 60 2 100 + 2
SZ 600/6,2 150 1210 58 ... 6,6 2 100 + 3
SZ 600/6,8 139 1100 64 ... 72 2 100 + 3
SZ 600/7,5 126 1010 70 ... 79 2 100 + 4
SZ 600/8,2 113 9210 77 ... 88 2 100 +5
SZ 600/9,1 1 104 830 85 ... 96 4 50 + 6 < 8
SZ 600/10 8?) . 94 750 100 9,4 ...10,6 4 50 + 6 < 100*
SZ 600/11 86 690 10,4 ...11,6 7 50 + 7
SZ 600/12 78 630 11,4 ...12,7 7 50 +7
SZ 600/13 7 570 12,4 ...141 1 50 +7
SZ 600/15 63 500 13,8 ...15,7 11 50 +7
SZ 600/16 58 470 15,2 ...171 15 25 +7
SZ 600/18 52 420 16,8 ...19,1 15 25 +7
SZ 600/20 47 380 18,8 ...21,2 15 25 + 8
SZ 600/22 43 350 20,8 ...23,3 15 25 + 8
1) in FiuBrichtung gepolte Diode ) Aunopabl NONspU3OBaHbl B NPSAMOM HanpABNEHUM
2) mit Kiihiblech 200)X200X3 mm3 2) ¢ papuaropom 200X 200X 3 mm3
3) typ. Werte 3) Tunceoe 3HaueHue
(tbar _.008 < Farbpunkt
Azgum:g\ﬂ\_ —————-—H % Katode:
8 Farbring 4 % ggz 20 schlworz
*|'| Katode: Ty 21 gelb
S7X 2 _yroprss  SZY 22 blau
Farbring N 18 schwarz E o SZY 23 rot
UperaBos Kouo § SZX19 rot o &4 DT
3 185 L
] | fa i
#2 max g€ '
lotbar * PacuBertka Ha ) d=][ms Leetosas Touka
NPHIroAHO 3 . 3 Karopa:
AAS NAHAK KonbLue Karopga: 5
ﬂ SZX 18 uepHas ] SZY 20 uepHas
#06 max SZX 19 kpackas i SZY 21 wenvas

Z19F1Y5

SZX 18, SZX 19

SZY 22 rony6as
SZY 23 kpacHas

Z21F1r5

SZX 21

SZ 600
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Dioden Nluonni

Si-Schalterdiode
KpeMHueBbIH KOMMYTaUMUOHHLIA AUOA

Typ Grenzdaten bei ¥, = 25 °C Informationsdaten bei Pa = 25°C
Tun MNpepenthbie 3Hauerus npu  MHpopMaLUMOHHbIE faHHBIe NPy
Peoc Ur le Us bei I bei rE bei c bei
npu npu npu npu
IF UR |F f UR
mW \ mA Vv mA nA Vv Q mA MHz pF A
SA 412 120 ‘ 20 100 <1,2 100 <100 20 <1 10 30...300 <3,1 10
Si-Schaltdioden

erMHHeBbie nepekntovarenbHbie AMOAbI

Typ Grenzdaten bei ¥, = 25°C Informationsdaten bei ¢, = 25°C
Tun MpepensHble 3HaueHus npu UndopMmaumoHHsle aaHHble npu
Peot Ur  Ugrm le TFRM Tesm lo Ue bei Ir bei  Cioe ter
Urm* lem* npu . npu
le Ur
mW \ \' mA mA mA mA \ mA HA \ pF ns
SAY 12 43d 50 75 300 600 2000 200 <1 200 <0,1 50 <4 < B
SAY 16 430 30 35 300 600 2000 200 <1 200 20.1 30 <41 < 4
5 35
SAY 17 300 50 60 175 350 2000 115 <1 100 <01 50 <39 < 2
<5 60
SAY 18 300 25 35 115 225 2000 75 <1 30 <0,07 25 <4 < 29
<5 35
SAY 20 300 15 20 75 150 2000 50 <1 10 <0,05 15 <4%) < B
<5 20
SAY 30 150%) 25 30* 30 60* 150 <0,81 3 <0,04 25 <83) < 659)
>0,5 0,1
SAY 32 150%) 25 30* 50 100* 250 <1 15 <0,04 25 <83) < 65?)
SAY 40 150%) 15 20* 20 40* 100 <0,84 3 <0,06 15 <83) < 109
. >0,5 0,1
SAY 42 150%) 15 20* 30 60* 150 <1 10 <0,06 15 <83%) < 10?9
SAY 73%) 430 50 75 300 600 2000 200 <1 200 <0,1 50 <4Y < #)
SA 403 100%) 25 30* 30 60* 150 <0,81 3 <0,04 25 <83%) < 659
>0,5 0,1
SA 118 100%)  80%) 100%) <1,2 100 <0,5 80 <83%) <1000?)
N Upg =0V, f=1MHz, Uye =50 mV 1) 9, =25°C
2) beim Schalten von I = 10 mA auf Up =6V 5) Speziell fiir, Rechentechnik, hohe Stabilitdt der DurchlaB-
gemessen bei ir = 1 mA, R = 50 Q spannung
2) npu nepexniouetmnu c lg = 10 MA Ha Ur = 6 B, uamepeHo 5) cneuManbHO ANS BLIUMCNUTENbHEN TEXHMKM, BEICOKAR CTabunb-
npu ir = 1 MA, RL = 50 Om HOCTb MPSIMOro HamnpsMeHus

Upg =0V, f =05 MHz
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Dioden Jluonan!

Si-Varaktordioden
KpemHueBble BapakTopbl

Typ Kenndaten bei J, = 25°C
Tun MapameTtpsl npu
Pin  Urpm le Uer) bei/npu  C; fa bei/npu L, ts bei/npu C. Renje
Ir - Ur Ur
" Vv mA V uA pF GHz Vv nH ns Vv . pF K/w
SAZ 54 6 90 10 >90 100 4,0...8,0 > 20 [ <2 >12 6 0,6 < 10
SAZ 61 1.5 60 10 >60 10 0,5...1,0 >100 6 <15 >3 6 0,45 <100
SAZ 71 1 30 >30 10 0,3...0,5 >150 6 <1,5 0,45 <200
A Q6 Farbring _
5 = ) & = : = Katode: $06 {
R i OF 1+ ot SAY 12 orange
arn ll N arD | ™~ l"l SAY 16 griin L Farbpunkt
o 1 7 SAY 17 rot 1 Katode:
: 42 w 42 ~ SAY 18 gelb SA 403 rot
. P <! SAY 20 schwarz SA 412 gelb
i ! SA 418 griin
~N N .
06 |¥ . ‘ ¥ Y q Hatode
! ; * ! : ' § N S KaraAa l Q| LsetHas Touka
| | % ™ 1 N & AN g © | & | -karopa:
e I PacuseTka Ha 4 ™1 SA 403 kpacHas
! / Konblie KaTtoaa: SA 412 »envas
7 * 7
H ! H L * 24 SAY 12 opak- 4 SA 418 3eneHasn
i 0% . S / »esas
SAY 16 zenehnas
1z Hatade K ‘ 4| SAY 17 kpacHas >4
25 .| karoa | oF ) SAY 18 wenTas |4
" LA SAY 20 uepHas _
125 ] P
. HKatode * U
4'5 Kraroa, \ [
*lothar . JL——«D:‘ i
pHrOAHbIA
o489 NaHKU
_ SAY30..SAY42 °  SAY16L2..20L2 SAY16B...20B SA 403, SA 412
SAY 1212, SAY7312 SAY12B SA 418

Farbkennzeichnung
auf Stirnfldche wie Bauform B
SAY 73 L 2 weiB

"4."1.5:_.1 ] ¢236
] ]
~ Katode % N
#xaroA, S ¥
—F swi *
) o8 max ps}
3 5
QO
N
- E Keramik o]
85| N xepa- (<o Ny
max rmHKa
-7 N
( N '_—l: X Katode” “H
== «aron ‘
jara o2
'SAZ 54 SAZ 61, SAZ 71
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Dioden Jluonnl
Si-Mehriachdioden

KpeMmHueeble guofHbIE MaTPMLbI

Typ Grenzdaten bei $, = 25°C Informationsdaten bei #, = 25 °C
Tun MNpepenbHbie 3HaueHus npu - MndpopMmaumoHHblie aaHHbIe npu
bei/npu bei/npu
Ptot UR URM IF lFM UF IF IR UR Ctot ter 1
mwW \' v mA mA v - mA nA \Y pF ns mm
SAL 1 150 15 20 4,2
SAL 43 200 15 20 <17 3 <60 15 <67 <10?) 10,1
SAL 45 300 15 20 15,1
SAM 42 150 <0,84 3 9
SAM 43 200 11,5
15 20 20 40 <60 15 <8") <10%)
SAM 44 250 >0,5 0,1 14
SAM 45 300 16,5
SAM 62 150 9
SAM 63 200 <0,84 3 11,5
15 20 20 40 <60 15 <8") <10?)
SAM 64 250 >05 0,1 15
SAM 65 300 16,5
N Ur =0V, f =500 kHz 2) beim Schalten von I = 10 mA auf Ur = 6 V

gemessen bei ir = 1 mA, R, =50 Q
2) npu nepekniouerun ¢ lr = 10 MA Ha Ur = 6 B uamepero
npu ir = 1 MA, RL = 50 Om

Si-Referenzelemente
KpeMHuesbie onopHbie npubopsl

Typ Kenndaten bei #, = 25°C
Tun MapameTpei npu
Pmt Uz : rz Iz TKUZ AUZ bei/npu Alz ZQ:;/HPM
mw v Q mA 105/K mv oC uA K
SZY 20 : <10 < 6,6 < 32
SZY 21 100 8,41+ 0,4 <25 5 <5 < 33 0...75 < 16 1
SZY 22 < 2 <132 < 64
SZY 23 <1 < 6,6 < 32
< 250 75
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Dioden | | Jluonsl

Si-Avelanche-Dioden
JaBuHHBIE KpEeMHMEBbIe AUOLbI

Typ Kenndaten

Tun MapameTpet
Urwn UrrM U(er) lecany® le(avy?) Ir(rMs) lerm Prms Ir Rehye
\ \Y \% A A A A kW . mA -

SY 180/6 A 420 600 > 800

SY 180/8 A 560 800 > 1100

SY 180/10 A 700 1000 > 1400 16%) 30 47 250 10 <5 <11

SY 180/12 A 840 1200 > 1600

SY 180/14 A 980 1400 > 1800

) ¥ = 45°C 3) mit Kithlkérper K 10

2) 4. =100°C 3) ¢ wuTom ot neperpesa K 10

29

Teseoain [Yaids

: ~ GJOI0JOI010.

+ SAM42..45

s el

0
0

90

—

SAMG62...65

i

0]010]0]6]0;

2.5

85

205

I |
y

30

Z20F7Y5

SZY 20...23

SAL 43, SA

L 45, * |6tbar
SAM 42...45 npurogHo
SAM 62...65 K navike
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Dioden Nnonant
Si-Gleichrichterdioden '

KpemHuesbie BbINPSMUTENbHBIE AMOABI

Typ elektrische Kenndaten

Tun neKTp. napameTpbl
UrwmM UrrM Ursm leavi®)  leavy®)  lewmsy  lerm lesm Ue Ir7) Ethlc*

thja

\ \" \ A A A A \' mA

SY 170/1 100 <8

SY 170/2 200 189) <6

SY 1711 100 1710) 25 39 100 <1 <8 <12

SY 171/2 200 <6

SY 180/1 70 100 : 100

SY 180/2 140 200 200

SY 180/4 280 400 400

SY 180/6 420 600 600 <11

SY 180/8 560 800 800 162) 30 47 250 <13 <5 <5,9*

SY 180/10 700 1000 1000

SY 180/12 840 1200 1200

SY 180/14 980 1400 1400

SY 320/0,75 75 100 110

SY 320/1 100 130 150

SY 320/2 200 260 300

SY 320/3 300 390 450

SY 320/4 400 520 600 0,953)

SY 320/5 500 650 *750 0,9%) 3.1 10 <12 <0,15 <100%)*

SY 320/6 600 780 900

SY 320/7 700 910 1050

SY 320/8 800 1040 1200

SY 320/10 1000 1300 1500

SY 351/05 . 35 50 50

SY 351/1 70 100 100

SY 351/2 140 200 200

SY 351/3 210 300 300

SY 351/4 280 400 400

SY 351/6 420 -600"1) 600"%?) 3 6 20 100 <12 26* 13)

SY 351/8 560 800 800 65*3)

SY 351/10 700 1000 1000

SY 351/12 840 1200 1200

SY 351/14 980 1400 1400

SY 360/05 35 50 50

SY 360/1 70 100 100

SY 360/2 140 200 200

SY 360/3 210 300 300

SY 360/4 280 400 400

SY 360/5 350 500 500 0,9%)

SY 360/6 420 600 600

SY 360/7 490 700 700

SY 360/8 560 800 800 3,1 8 <12 <115%)

SY 360/9 630 900 900

SY 360/10 700 1000 1000

2) mit Kiihlkérper K 10 ?2) ¢ papnatopom tvne K10

3) volle Ldnge 3) nonHas pnuHa

4) AnschluBdréhte auf 10 mm gekiirzt %) coepuHMTensHble nposoga ykopoueHs! go 10 mm

5) &4 = 45°C %) $q =45°C

6) $q = 100°C 6) 9, = 100°C

7) bei 120 °C 7) npu 120 °C

%) direkt eingepreBt in Kihlkérper K 10 %) BnpeccosaHo B paguatop K 10

19) mit Gewindeadapter und Kiihlkérper K 10 0) ¢ pesbori u paguatopom K 10

M t<10ms M) t<<10ms .

12) <50 ms ) t<<50ms

3) Anschlisse 10 mm vom Gehduse auf Umgebungstemperatur 3) BbIBOAbI Ha pacTosiHuu 10 MM OT KOpRyca MMeIT Temnepa-

TYpPY OKpyXatouiei cpeabi
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Dioden : Jinonnl |

AN
y
#4.3

1
|
Karod gy 170/1 :
P SY 17072 y .
- 1125
aros  SY 171/ 2 |
2/ P SY 171/2 ‘ ¥ & : y
= O -
05 roaud e t--d--{ 3
Q5 dicky ! o | 5 8
T (") o
— 9 = s | s
\Nd T c 2
1 b ' K T
e ¥ |43 LD ¢
- A\ H - - 1 °
@72-8 [ J[ / Q 6" I — E
8% 8 Mo
SY 170 ' SY 180 SY 181
SY 171 - SY 180 A (siehe Seite 109)
g12 — gos_
iR !
Farbring T _
“ MapKUpOBKQ o .
o UBETHUIT &, : A
‘81“ T T K04bLOMy e g g “"I
(&) N
T — = y
¥ ] 1 j vy i
3imin |, 10 el o
78 max - ! <
hl Y30F707 AR

SY 320 SY 351 SY 360
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Dioden Jinonni

Schnelle Si-Gleichrichterdioden
BoicTpogeicTByOWME KPEMHHEBIE BLINPAMUTENbHLIE AUOAbLI

Typ Elektrische Kenndaten
Tun DnekTp. napameTpsl
Urrm Urwn?) lr(av) lerm le@rRMs) Uem lrgM tee Emc*
thja
\Y \" A A A \" mA us K/w
SY 330/1 100 70 0,46
SY 330/2 200 140 0,43
SY 330/4 400 280 0,37
SY 330/6 600 420 0,32 <24 <0,15?) <05 <1159
SY 330/8 800 560 0,29
SY 330/10 1000 700 0,27
SY 330/12 1200 840 0,24
SY 330/15 1500 1050 0,21
SY 330/18 1800 1260 0,17
SY 330/20 2000 1400 0,16
SY 345/05 50 35 1.4
SY 345/1 100 70 1.4
SY 345/2 200 140 1.4
SY 340/4 400 280 1,3 8 <12 < 03" < 0,5% < 100
SY 345/6 600 420 1.2 <19 < 608)
SY 345/8 800 560 1.1
SY 345/10 1000 700 1.1
SY 185/1 100 70 p
SY 185/2 200 140 39 <15 <7 0,3% 66)
SY 185/4 400 280 25 0,6%)
SY 185/6 600 420
) bei120°C - ) npu 120°C
2) bei 100 °C ) npu 100 °C
3) volle Lédnge 3) nonnas gnuHa
4) Gruppe K %) rpyna K
5) Gruppe L 5) rpyna L
6) mit Kiihlkérper ) ¢ papnatopom
7) Empfohlener Wert 7) pekomeHpyemoe 3HaueHue
8) Anschliisse 10 mm vom Gehduse auf Umgebungstemperatur 8) Ha pacTosHue 10 MM OT KOpRyca HapO BLIBOALI AEpPMXaTh NPU
gehalten . TemnepaTtype OKpyxatowen cpeab
SY 345: mit Soft-recovery-Verhalten € «MSTKMM» NEPEKITIOUEHUEM B 38KPLITOE COCTOSIHME

SY 345
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Thyristoren . THPHUCTOPbI

Si-Thyristoren
KpemHueBbie TupucTopbl

Typ Kenndaten bei ¥, = 25 °C
Tun Mapametpei npu
Urrm Irav) lrrms)  ltrm Ugr let In Ur tge tg Renje
Uprm
Vv A A A v mA mA \ s us K/W
ST 103/1 100
ST 103/2 200
ST 103/3 300 3 4,5 15 <3 <20 <20 <1,8Y) <10 < 100 <6
ST103/4 400
ST 103/5 500
ST 103/6 600
1) I'r =10A
x 5 0. -
>
X o7 34 a
l 3 T
o 'y
[l
52%4 = €4S
SX¥
1411 GroBtmaB32 £330 a—]
I g—-Hl fl o
a8 k i
T T
- pos ]| 3
2 T Y Lt ) | qE
© (|1 il s N i
! 1 —’o‘ > “&5
o
KathodenanschiuB 4.3
SY 185 ST 103
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Freiflichengleichrichter InockocTHbIE BHINPAMHUTENH

Siliziumgleichrichter in Freiflichenbauart (TGL 29270)
BeckopnycHble KpeMHUEBbIe BLINPAMMTENH

Schaltung  Kenndaten bei Kihlplattenzahl  PlattengroBe Einbauléinge Bolzenzahl Bolzen-
Cxema MapameTpbl npu Konwmu, Pasmep AnunHa nansuyes Konu- durchmesser
Pa=—140...4+45°C oxnampa. NNacTHHbI " uyectBO Arametp
NNacTuH nansues nansues
Uan Usn len n A ' o) | g ng ds
\% \" A St mm? mm St mm
25 1 48 .
50 2 61
M 30, 60, 90 12,25, 37 100 P 100 X 220 . 101 2 8
150 6 142
10 2 58 X 58 77 1
179) 2 100 100 77 1
25 2 100 X 220 60 2
B © 30, 60, 90 25, 50, 75 303) 4 100 X 100 99 1 8
50 4 100 X 220 99 2
100 8 100 XX 220 184 2
150 12 100 X 220 265 2
15 3 58 X 58 89 1
25%) 3 100 X 100 89 1
35 3 100 & 220 82 2
DB 30, 60, 90 40, 80, 120 45%) 6 100 XX 100 154 145 1 8
70 6 100 XX 220 154 145 2
140 12 100 X 220 279 261 2
200 18 100 X 220 411 384 2
") o —offene Ausfiihrung . ) © — OTKPbITas KOHCTPYKLMS
?2) g —geschlossene Ausfithrung 2) g — 3akpbiTas KOHCTPYNUUS
3) in Vorbereitung 3) B cTtapuu paspaboTtku

Plattensortiment fiir Selengleichrichter in Freiflachenbauart (TGL 12221)
AccopTMmeHT nnactuH ans 6eckopnycHbIX CENEHOBbIX BhINPSMUTENEH

PlattengréBe  Elektrische Kenndaten max. Plattenzahl ~ Abstand Bolzenzahl Bolzen-
durchmesser
Paamep IneKTp. napameTpsl ’ Makc. kon-so Unrepsan Kon-eo Aunametp
MANAacTUHKM ANacTHH nansues nansues
Uan lan?) Ign?) lon?) Nmax dy ng ds
W-Reihe X-Reihe Y-Reihe
W-psp X-psan Y-pan
\ A A A St mm St mm
16,6 X 16,6 0,2 0,13 0,08 32 2,5 1 4
20 X 25 0,5 — —_ 28 55 1 4
20 X 25 — 0,3 0,18 28 3.4 1 4
25 X 33 — 0,5 —_ 28 . 55 1 5
25 X 33 — — 0,3 28 3,4 1 5
33 X 33 1,1 0,857 0,51 24 55 1 5
33 X 50 1,6 1,0 0.8 24 55 1 5
50 X 50 —_ 1.6 1,3 40 55 1 8
50 X 62 3,0 2,57) — 36 7 1 8
50 X 62 —_ —_ 1,61 36 5,5 1 8
50 X 83 20 — 3,0 2,5 36 7 1 8
50 X 100 25 5,0 4,2%) — 30 12 1 8
50 X 100 307 — — 3,01 30 7 1 8
71 X 100 7.0 5,0 4,2 30 12 1 8
100 X 100 9.0 7,07 50 30 12 1 8
100 X 100 10,0 — — 24 15 1 8
100 X 200 18 159 10 24 15 2 8
100 X 300 27 20" 15 24 15 3 8
100 X 300 30 — — 24 18 3 8
100 X 400 36 27 20" 24 15 4 8
100 X 500 45 36" 27Y 24 15 5 8
200 X 300 —_ —_ 30 24 : 18 6 8
) Lieferung nach Vereinbarung ") MocTaBka No BOroBOPEHHOCTH
2) E-Schaltung; fiir M- und B-Schaltung X 2, 2) DnekTp. cxeMma; ans M-u B cxem X 2,
fur DB-Schaltung X 3 ans DB-cxemul X 3
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Selengleichrichter

Seleniiberspannungsbegrenzer
' CeneHoBble OrpaHuYuTeEnn nepeHanps

CeneHosble BbINPAMHTENH

Parameter

Plattenformat

mm X mm

25X 33

33 50

71 X 100

NennanschluBspannung / V
(sinusférmige
50 Hz-Wechselspannung)

HEHUs KOMUHanNbLHOE fpunaraemoe
Hanpsikenne / B
(cuHycompansHoe -yactortoit 50 Nu)

AnschluBspannung bei 50 Hz-
Dreiphasenschaltung / V

rpunaraemoe HanpsKeHue
(Tpéxcasnoe, 50 Ty), B
AnschluBspannung bei
Gleichspannung / V

npunaraemoe HarpseHue
(noctosHHoE), B

Nennsperrstrom / mA
HOMMHanLHLIM OBpaTHBIN TOK / MA

Nennbegrenzungsstrom / A
HOMMHanNbHbIA TOK orpanuyenus / A
Héchst zuldssiger
Begrenzungsstrom / A

MAaKCMMAanbHO AONYCTMMBbIA TOK
orpaHuyeHus / A

Nennbegrenzungsspannung / V

HOMUWHanNbLHOE HanpsKeHue
orpaHuuyeHus / B

" Hochste Begrenzungs-
spannung / V

MaKCMMansHoO RONYCTUMOE .
HanpsikeHue orpaHuuenns / B
Plattenabstand a / mm

paccTosiHue nnactMH a / Mm

Bolzendurchmesser d

nvametp Gonta d

Einbaulénge |; / mm
AnvHa (KoHcTpyKTMBHAasR) | / MM

Bolzenlénge I / mm

Anuna Gonta I / Mm

25

22

20

10

10

25
55

74

3.5
M5
o(n—1) + 28

Iy + 20

25

22

20

23

20

60

55

74

4,4

M5

a(n—1) + 28

l, + 20

25

22

20

115

110

280

55

74

8,0

M8

a(n—1) + 45

I, + 30

n = Plattenanzahl
N = YMCNO NNAacTUH

115



Selengleichrichter

Selenkleinstgleichrichter (TGL 24927)
MuHuaTIOpHbIE CeneHoBble BbINPSMUTENW

CeneHoBbie BLIPSIMUTENH

Typ Kenndaten bei 9, = — 40...+ 40 °C Gehduse-
Tun MapameTpbl nNpu abmessungen
. Paamepes!
Uan len Kopnyca
\ mA mm
E20C 60 20 60 5 X11X125
E25 C 60 25 60 5 X11X 125
E 50 C 100 50 100 8 X12X 13
E 50 C 200 50 200 9,5% 20 21,5
E60C70 60 70 8 X12X13
E75C70 75 70 8 X12X13
E80C 125 80 125 9,520 21,5
E100C 40 100 40 9 X11X125
E125C 40 125 40 9 X 11X 125
M20C 120 20 120 5 X11X125
M25C 120 25 120 5 X11X125
M 60 C 140 60 140 8 X12X13
M 75 C 140 75 140 8 X12%13
M 8o C 80 80 80 9 X11X 125
M 100 C 80 100 80 9 X11X 125
V10 C 60 10 60 5 X11X 125
V12,5 C 60 12,5 60 5 X11X125
V30C70 30 70 8 X12%13
V37C70 37 . 70 8 X12X13
V40 C 40 40 40 9 X 11X 125
V 50 C 40 50 40 9 X11X125
B20C25 20 25 7 X 7X 8
B20C120 20 120 7 X11X125
B 20 C 400 ) 400 95 20X 21,5
B 25 C 25 25 25 7 X 71X 8
B25C 120 25 120 7 X11X125
B 25 C 400 25 400 9,5 20K 21,5
B 20 C 200 20 200 8 X 12X 13
B 25 C 200 25 200 8 X 12X 13
B40C80 40 80 9 X11X125
B 40 C 250 40 250 9,5% 20 21,5
B 50 C 80 50 80 9 X 11X 125
B 50 C 250 50 250 95520 21,5
S E20C 60 A g, E 50 C 100 S 5., E100C 40
4—-,—-— 5. E25C 60 E60C 70 25| E125C 40
M20C 120 T E75C 70 | | MsoCso
M 25 C 120 e ) !‘ V30C70 i | M1oocCso
, l | V10C 60 —+m V37C70 1 V40 C 40
l__( V12,5 C 60 o M 60 C 140 11 vs50C40
14 I M 75 C 140 o B 40 C 80
o ' B 20 C 200 o B 50 C 80
8 1 B 25 C 200 ®
1 | s - e
Lo 1.5, 1 . 9 |
5 B20C 120 10 o 5 E 50 C200
JOLIP 5., B25C120 Q0 l E 80 C125
| = 7 |,}o3 B 20 5400
1]13 B 25 C400
“iLu* 0l B 40 C250
( gy B 50 C 250
l9.5]
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Selengleichrichter | | CenenoBbie BbINPAMHUTENH

Selenblockgleichrichter im Metallgehduse (TGL 24926)
Bnouxble ceneHoBbie BbINPSAMUTENU B METANINIUMECKOM Kopnyce

Typ Kenndaten bei ¥, = -—40 .+ 40°C Gehduse-
Tun I'IapaMeTpu npu abmessungen
— ~——  Pa3mepsl
UanN ’ lon Kopnyca
mA mm
B 250 C 90 250 90 10 X 15 X 32

Selenblockgleichrichter im Plastgehduse (TGL 26154)
BrnouHblie ceneHoBble BLINPAMMTENM B NNACTMACCOBOM Kopryce

Typ Kenndaten bei #, = — 40...+ 40 °C Gehduse-
Tun MapameTpbi npu abmessungen

Pasmeps!

Uan len Kopnyca

mA mm .

E 500C 15 500 15 10X 10X 23
E 25C15 625 15 10 X 10 X 23
M 500 C 30 500 30 10 X 10 X 23
M 625 C 30 625 30 10 X 10 X 23
VvV 250 C15 250 15 10 X 10 X 23
V 300C15 300 15 10 X 10 X 23
B 250 C 30 250 30 10 X 10 X 23
B 300C 30 300 30 10 X 10 X 23

Selenhochspannungsgleichrichter im Keramikrohr (TGL 24928/01)
CeneHoBble BbICOKOBONbLTHLIE BLIMPAMUTENM B KEpammuueckoi Tpybke

Typ Kenndaten bei #, = —40...+ 40 °C
Tun MapameTtpsl npu
Uan Ursn lon lerm I
kv mA mA mm
E2250C 25 2250 9 2,5 200 50
E3000C2 3000 10,7 2 150 60
E3750C 2 - 3750 14 2 150 70
E 4500 C1,7 4500 17,5 1.7 100 85
E 6000 C 1,5 6000 22,6 1.5 100 110
076
%}'—:j 5 3 n
w lf 5=20 -
L 1 j SR 227 E 500 C 15 i
- — E625C15 i
32
I [ M500C30 P
‘ [ M625C 30 B

il @ V250C15 ’f‘”“,’,'"’i | ~lsl
ol [ V300C15 ronr .
§ EH_-F—" % | | B250C30 Keparu- || 3

. 1 1 B300C30 yecrkans .
#35 L. 23 | L0k 7pydRa
- SG3F607 T a
B 250 C 90
$08 ™ 3
lotbar
E2250C2,5... npHroaHo ()

E6000C 1,5 AR NAHKH

117



Selengleichrichter CenenoBble BHINPAMUTENN -
Selenklammergleichrichter (TGL 24925) ‘ '

CkobKoBble ceneHoBbIE BbIMPSMUTENH

Typ Kenndaten bei ¢, = — 40...+ 40 °C Gehduse-
Tun MapameTpbl npu abmessungen

I Paamepsi

Uan I Kopnyca

mA mm

B 20 C 500/300—1 20 500 6 X 17 X 20
B 20 C 500/300-2 20 500 6 X17 X 20
B 25 C 500/300-1 25 500 6 X 17 X 20
B 25 C 500/300-2 25 500 6X 17X 20
B 20 C 750/500-1 20 750 6 X 20X 29
B 20 C 750/500-2 20 750 6 X 20 X 29
B 25 C 750/500~—1 25 750 6 X 20 X 29
B 25 C 750/500-2 25 750 6 X 20X 29
B 20 C 1000/650~1 20 1000 6 X 33 X 29
B 20 C 1000/650—2 20 1000 6 X 33 X 29
B 25 C 1000/650-1 - 25 1000 6 X 33 X 29
B 25 C 1000/650—2 25 1000 6% 33X 29
) mit Kithlblech 200 cm2, 2 mm Al ) c paanaTopom 200 cm?, 2 MM aniom.

Selenhochspannungsstabgleichrichter im Kunststoffrahmen (TGL 24928/02)
CeneHoBble BbICOKOBONbTHbIE CTONGLOBbIE BLINPSMMUTENM B MNAaCTMacCOBOM pamKe

Typ Kenndaten bei Gehause-
Tun MapameTpel npu abmessungen
a = —40...+ 40°C Paamepbi
Kopnyca
UAN Urr lon
\" \" mA mm
E 3500 C 15 3500 14600 15 14 X117 X 153
1 -
r o ey S 3 5
| | | 1]
i
i 1
8 i 8 2
? | \
| | | Qi kY .
1
1 | \ 5 B20...B25
a 6 i o C 750/500-1
17 : i i b =20
B20...B25 7|
B 20...25 00/650—1 ‘
C 500/300-1 M . 10006

@

~Oleo®]):
d,

B20...B25
e C 750/500—2 2
B20...B25 b=20 I\
C 500/300—2 B20...B25 I —
C 1000/650
b =33 E 3500 C 15

118



Selengleichrichter CenenoBbie BBINPAMHTENH

Selenstabgleichrichter im HP-Rohr (TGL 200-8302)
Cenenogble cTonbiioBbie BLINPAMUTENM B reTMHAKCOBOI Tpy6Ke

Typ Kenndaten bei ¢, = — 40...+ 40 °C
Tun MapameTpel npu
UAN |GN
mA
E 125C 5 12,5 5
E 25 C 5 25 5
E 3725C 5 37,5 5

in gleicher Stufung bis
B OAWHAKOBO#H rpafauun Ao

E1500 C 5 1500 5
E 125C10 12,5 10
E 25 C10 25 10
E 375C10 37,5 10

in gleicher Stufung bis
B OAMHAKOBOW rpajaumm ao

E 500 C10 500 10

Selenstabilisatoren (TGL 24931)
CeneHosble cTrabunuaatopbl

Typ Kennzeichnung Kenndaten bei #, = — 40...+ 40 °C Gehduse-
Tun Mapkposka MapameTpbi npu abmessungen
- N Paamepbi
Ue le R Kopnyca
Vv mA mm .mm
055t 1 S1 0,5...0,6
1,0St 1 S2 1,0...1,2 0,5...2,0 5,0 7X 7X 8
1,55t 1 S3 1,5...1,8
2,0St 1 S4 . 2,0...24
255t 1 S5 - 2,5...3,0.
30St 1 Sé6 3,0...3,6 0,5...2,0 7.5 7X 7X 8
35St 1 S7 3,5...4,2
40St 1 S8 4,0...4,8
0,5S5t10 181 : 0,5...0,6
1,05t 10 152 1,0...1,2
1,55t 10 1S3 1,5...1,8 2,0...20 — 6 X 11 X125
2,0St10 154 2,0..2,4 :
2,55t10 185 25...3,0
3,0St10 156 3,0...3,6 2,0...20 — 6 X 11 X125 )

208 x50_(otbar verzinnt

n<6;1=10 ["“I , -
n>6;1=04n+76
KONMUECTBO MNACTUHOK + - d -

n: Anzahl der Platten / | [
125V "

n=UAN . 4
E125C5...
~ E500C10 \/t\
7

8

1

@

0,55t1...4,05t1 0,5...3,0 St 10:
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Selengleichrichter CeneHoBble BHINPAMUTENH -

Selen-Blitzschutzdiode
CeneHoBas 3alUTa OT MOJIHU

Typ Elektrische Kenndaten bei/npu 9 = —25...+ 55 °C
Tun SnexTp. NnapameTps! pu Ve =
Uer) bei/npu ler) Ur Ir
v mA \ mA
BD 1 <75 400 12 < 0,8
Selenschaltdioden

CeneHoBble nepeknovyarternbHbie AUOAbI

Typ Kenndaten Gehduse-
Tun MNapameTpbl npu abmessungen
——  Paamepsi
Ur Urp lg 16" W, bei f Kopnyca
npu
v \ mA mA mW, Hz mm?)
D o6 A 60 250 75 #50 6 5 11,6 X10,5X5,5

1) bei Gruppenmontage von mehr als 4 Dioden
“1) npu rpynnoBom MoHTaxke 6Gonee 4-x auopos

?) Weitere Varianten der AnschluBfahnengestaltung auf Anfrage beim Hersteller méglich
2) BoamorkHo u apyrrve BUAbl MCIIONHEHUS MO €OrnacoBaHUIO C M3rOTOBUTENEM

Selenamplitudenbegrenzer (TGL 200-8139)
CeneHoBble OrpaHUuYUTENU aMNNUTY Aibl

Typ KG 70
Tun .

Pegel der Eingangsspannung
bezogen auf 0,775V
[ =

YPOBEHb BXOAHOFO HanpsKeHUs,
oTHeceHHbi# k 0,775 B Np: —2 —1 0o +1 +2 +3

Einfligungsdémpfung bei 800 Hz
BHocumoe 3aTyxaHme npu 800 My Np: <005 <005 £03 >05 >11 >17

> I

__l"
!

7

69
7
7
72,9,
21

SG3F707 |

5615707 . 77 s 5;

KG 70
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